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Kod efektu dla 
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EPW1 ½ƴŀ ŘŜŦƛƴƛŎƧŜ ƛ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ǇƻƧťŏ ƎǊŀƴƛŎȅ 
ŎƛŊƎǳΣ ǎȊŜǊŜƎƽǿ ƭƛŎȊōƻǿȅŎƘΣ ƎǊŀƴƛŎȅ ƛ ŎƛŊƎƱƻǏŎƛ ŦǳƴƪŎƧƛ 

ME1_W01 
Egzamin 
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Egzamin 

EPW3 ½ƴŀ ŘŜŦƛƴƛŎƧŜ ƛ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ǇƻƧťŏ 
ǊŀŎƘǳƴƪǳ ŎŀƱƪƻǿŜƎƻ  ƻǊŀȊ ƧŜƎƻ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀΦ 

ME1_W01 
Egzamin 

EPW4 
½ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǘȅǇȅ ǊƽǿƴŀƵ ǊƽȍƴƛŎȊƪƻǿȅŎƘ 

ME1_W01 
Egzamin 



EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ƻōƭƛŎȊŀŏ pochodne funkcji jednej zmiennej oraz 
ǇƻŎƘƻŘƴŜ ŎȊŊǎǘƪƻǿŜ ŦǳƴƪŎƧƛ Řǿǳ ȊƳƛŜƴƴȅŎƘ ƛ Ȋƴŀ ƛŎƘ 
zastosowania. 

 

ME1_U01 

Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ƻōƭƛŎȊȅŏ ŎŀƱƪƛ ƴƛŜƻȊƴŀŎȊƻƴŜ Ȋ ŦǳƴƪŎƧƛ 
ŜƭŜƳŜƴǘŀǊƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ŎŀƱƪƛ ƻȊƴŀŎȊƻƴŜ ƛ Ȋƴŀ ƛŎƘ 
zastosowania. 

 

ME1_U01 

Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPU3 

tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŀ ƛ ƳŜǘƻŘȅ ǊŀŎƘǳƴƪǳ      
ǊƽȍƴƛŎȊƪƻǿŜƎƻ ŦǳƴƪŎƧƛ ƧŜŘƴŜƧ ȊƳƛŜƴƴŜƧ ǿ 
ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀŎƘ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ƻǇǘȅƳŀƭƛȊŀŎƧŊΣ 
ǇƻǎȊǳƪƛǿŀƴƛŜƳ ŜƪǎǘǊŜƳƽǿ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ ƛ ƎƭƻōŀƭƴȅŎh (na 
ŜƭŜƳŜƴǘŀǊƴȅŎƘ ǇǊȊȅƪƱŀŘŀŎƘύΦ 

 

 

ME1_U01 

Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPU4 
tƻǘǊŀŦƛ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀŏ ŎŀƱƪť ƻȊƴŀŎȊƻƴŊ Řƻ ƻōƭƛŎȊŀƴƛŀ Ǉƽƭ 
ŦƛƎǳǊ ǇƱŀǎƪƛŎƘΣ ŘƱǳƎƻǏŎƛ ƪǊȊȅǿȅŎƘΣ ƻōƧťǘƻǏŎƛ ƛ Ǉƽƭ 
ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ōǊȅƱ ƻōǊƻǘƻǿȅŎƘ ƛǘǇΦ 

 

ME1_U01 

Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPU5 

wƻȊǳƳƛŜ ǇƻǘǊȊŜōť ǎǘŀƱŜƎƻ ǇƻǎȊŜǊȊŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ƛ 

ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ Ȋ ƳŀǘŜƳŀǘȅƪƛΣ ƪǘƽǊŀ ǳŎȊȅ ƭƻƎƛŎȊƴŜƎƻ 

ƳȅǏƭŜƴƛŀΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǊƻȊǳƳƛŜΣ ȍŜ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧŜ 

ƳŀǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ ǎŊ ƴƛŜȊōťŘƴŜ  ǿ ȊŀǿƻŘȊƛŜ ƛƴȍȅƴƛŜǊŀ 

mechatronika 

ME1_U17 
Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPK1 

WŜǎǘ Ǝƻǘƽǿ Řƻ ƳȅǏƭŜƴƛŀ ƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ǎǇƻǎƽō 

ǇǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊŎȊȅ ƻǊŀȊ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ƪǊŜŀǘȅǿƴȅŎƘ 

ŘȊƛŀƱŀƵ ς ǊƽǿƴƛŜȍ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ƛƴǘŜǊŜǎǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ 
ME1_K02 

Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : wykğad konwencjonalny, wykğad problemowy, konsultacje , dyskusja. 

Ĺwiczenia audytoryjne:rozwiŃzywanie reprezentatywnych przykğad·w ilustrujŃcych wyğoŨony materiağ na 

wykğadach. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

1. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·weki innych rodzaj·w prac wykonywanych przez studenta). 

2. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

3. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach, 

ĺwiczeniach audytoryjnych). 

4. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

1. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego w formie 

pisemnej lub ustnej, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

2. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴe 

²ŀǊǳƴƪƛŜƳ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƧŜǎǘ ǳȊȅǎƪŀƴƛŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅŎƘ ƻŎŜƴ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŏǿƛŎȊŜƵ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴȅŎƘ ǿ ǇƭŀƴƛŜ ȊŀƧťŏ 
ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ƧŜƎƻ ǇƻǎǘťǇƽǿΣ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ƛ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ǿ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƻǊŀȊ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƧŜǎǘ ƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅ 
1. hōŜŎƴƻǏŎƛΥ 

- hōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƧŜǎǘ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿŀΦ 

- 5ƻȊǿƻƭƻƴŜ ǎŊ ŘǿƛŜ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ ǿ ŎƛŊƎǳ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- ½ǿƻƭƴƛŜƴƛŀ ƭŜƪŀǊǎƪƛŜ ǎŊ ǊŜǎǇŜƪǘƻǿŀƴŜ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ƴŀ ƴŀǎǘťǇƴȅŎƘ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ Ǉƻ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛΦ 

- YŀȍŘŀ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŀ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ǇƻǿȅȍŜƧ ŘǊǳƎƛŜƧΣ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ ǿȅƳƛŀǊȊŜ 30h/semestr 
ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǇƽƱ ǎǘƻǇƴƛŀΣ ŀ ǇƻǿȅȍŜƧ ƧŜŘƴŜƧ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜƧ 
ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ ǿȅƳƛŀǊȊŜ мрƘκǎŜƳŜǎǘǊ ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǎǘƻǇƛŜƵΦ 

2. Kolokwia. 

- ² ŎȊŀǎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ƻŘōťŘŊ ǎƛť ǘǊȊȅ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ǿƎ harmonogramu: I ς  po 33% liczby h/semestr, II ς 
po 66% liczby h/semestr, III ς  po 100% liczby h/semestr. 

- ½ŀ ƪŀȍŘŜ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ Ƴƻȍƴŀ ƻǘǊȊȅƳŀŏ ƻŘ л Řƻ ¢ Ґ млл ǇǳƴƪǘƽǿΦ  

- bƛŜȊŀƭƛŎȊƻƴŜ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ƴƛŜ ōťŘŊ ǇƻǇǊŀǿƛŀƴŜ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- Nieusprawiedliwiona nieobecƴƻǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƻȊƴŀŎȊƴŀ Ȋ ƻǘǊȊȅƳŀƴƛŜƳ ȊŜǊƻǿŜƧ ƭƛŎȊōȅ  
Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋ tego kolokwium.  

- {ǘǳŘŜƴǘΣ ƪǘƽǊȅ ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛ ǎǿƻƧŊ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƳƻȍŜ ƧŜ Ǉƛǎŀŏ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ 
ǇƽȋƴƛŜƧǎȊȅƳΣ ǇƻŘŀƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŜƎƻΦ 

3. ² ŎȊŀǎƛŜ ƪŀȍŘȅŎƘ ȊŀƧťŏ ǎǘǳŘŜƴǘ ƳƻȍŜ ƻǘǊȊȅƳŀŏΥ 

- Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ŀƪǘȅǿƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ 

- od -р Řƻ Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ Řƻ ȊŀƧťŏ ƻǊŀȊ ȊŀŘŀƴƛŀ ŘƻƳƻǿŜΦ 
4. tƻŘ ƪƻƴƛŜŎ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ǎǳƳǳƧŜƳȅ ǳȊȅǎƪŀƴŜ Ǉǳƴƪǘȅ ȊŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό!ύ ƻǊŀȊ ōƛŜǊȊŜƳȅ 
ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ ƳƻȍƭƛǿŊ Řƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ƭƛŎȊōť Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό¢ύΦ 

      Liczymy: R = (A / T) x 100% 

5. ½ŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ƻōƭƛŎȊƻƴŜƎƻ w ǿȅȊƴŀŎȊŀƳȅ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ όh/ύΥ 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  



R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  
R < 50%                niedostateczny (2,0)  

6. aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƭƛŎȊōŀ Ǉǳƴƪǘƽǿ Řƻ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ǘƻ мсл Ǉǳƴƪǘƽǿ ς ocena dostateczna, 
όоΣлύΤ онл Ǉǳƴƪǘƽǿ ƭǳō ǿƛťŎŜƧΣ ŘŀƧŜ ƻŎŜƴť ōŀǊŘȊƻ ŘƻōǊŊ όрΣлύΦ  

7. {ǘǳŘŜƴǘΣ ƪǘƽǊȅ ƴƛŜ ǳȊȅǎƪŀƱ ǿȅƳŀƎŀƴŜƧ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜƧ ƭƛŎȊōȅ Ǉǳƴƪǘƽǿ ǇƻǘǊȊŜōƴŜƧ Řƻ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ŏǿƛŎȊŜƵ 
ƳƻȍŜ ǿ ŎȊŀǎƛŜ ǎŜǎƧƛ ŘǿǳƪǊƻǘƴƛŜ ǇǊȊȅǎǘŊǇƛŏ Řƻ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿŜƎƻ ǇƻŘ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳΣ ȍŜ Ƴŀ ƴƛŜ 
ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ ǘǊȊȅ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛΦ YƻƭƻƪǿƛǳƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿŜ ƻōŜƧƳǳƧŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱ Ȋ 
ŎŀƱŜƎƻ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ bƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ ƴŀ ǘŜǊƳƛƴŀŎƘ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿȅŎƘ Ƴƻȍƴŀ ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛŀŏ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ Řƻ 
ŘǿƽŎƘ ǘȅƎƻŘƴƛ ƻŘ Řŀǘȅ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿŜƎƻΣ ƴƛŜ ǇƽȋƴƛŜƧ ƧŜŘƴŀƪ ƴƛȍ ǇǊȊŜŘ ƪƻƭŜƧƴȅƳ ǘŜǊƳƛƴŜƳ 
poprawkowym. 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Nabycie przez studenta umiejňtnoŜci i kompetencji oraz utrwalenie podstawowych pojňĺ i twierdzeŒ 

w zakresie obliczania pochodnych i ich interpretowania, obliczania cağek oznaczonych i nieoznaczonych i ich 

interpretacji geometrycznej i fizycznej. 

Contents of the study programme (short version) 

Acquisition of skills and competences by the student and consolidation of basic concepts and theorems in the 

field of calculation of derivativesand their interpretation, calculation of definite and indefinite integrals and 

their geometric and physical interpretation. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘȅ 

Funkcje w naukach technicznych. 
1. tǊȊȅƪƱŀŘȅ ƛ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ŦǳƴƪŎƧƛΦ  
2. tǊȊȅƪƱŀŘȅ ŦǳƴƪŎƧƛ ǿ ƴŀǳƪŀŎƘ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘΦ  
DǊŀƴƛŎŀ ŎƛŊƎǳ ƛ ƧŜƧ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛΦ  

1. WŜŘƴƻȊƴŀŎȊƴƻǏŏ ƎǊŀƴƛŎȅΣ ȊōƛŜȍƴƻǏŏ ŀ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴƻǏŏΣ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀ ƎǊŀƴƛŎŀŎƘΣ ȊōƛŜȍƴƻǏŏ ŎƛŊƎǳ 
monotonicznego i ograniczonego, liczba e. 

2. hōƭƛŎȊŀƴƛŜ ƎǊŀƴƛŎ ŎƛŊƎƽǿΦ  
Szeregi liczbowe.  

1. {ȊŜǊŜƎ ƭƛŎȊōƻǿȅ ƛ ƧŜƎƻ ȊōƛŜȍƴƻǏŏΦ  
2. .ŀŘŀƴƛŜ ȊōƛŜȍƴƻǏŎƛ ǎȊŜǊŜƎƽǿΦ 

Granica funkcji f: R->R.  
1. DǊŀƴƛŎŜ ƧŜŘƴƻǎǘǊƻƴƴŜΣ ƴƛŜǎƪƻƵŎȊƻƴŜ ƛ ǿ ƴƛŜǎƪƻƵŎȊƻƴƻǏŎƛΦ  
2. Obliczanie granic funkcji.  

/ƛŊƎƱƻǏŏ ŦǳƴƪŎƧƛ ŦΥ w->R.  
1. /ƛŊƎƱƻǏŏ ŦǳƴƪŎƧƛ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ ƛ ƴŀ ȊōƛƻǊȊŜΦ  
2. ²ƱŀǎƴƻǏŎƛ ŦǳƴƪŎƧƛ ŎƛŊƎƱȅŎƘ ƴŀ ǇǊȊŜŘȊƛŀƱŀŎƘ όǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŀ /ŀƴǘƻǊŀΣ ²ŜƛŜǊǎǘǊŀǎǎŀΣ ǿƱŀǎƴƻǏŏ 5ŀǊōƻǳȄΣ 

funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych. 
Pochodna funkcji   

1. Definicja i interpretacje pochodnej funkcji f : R-Ҕw ǿ ǇǳƴƪŎƛŜΦ wƽȍƴƛŎȊƪƻǿŀƭƴƻǏŏ ŦǳƴƪŎƧƛ ƴŀ ȊōƛƻǊȊŜΦ 
/ƛŊƎƱƻǏŏ  ŀ ǊƽȍƴƛŎȊƪƻǿŀƭƴƻǏŏΦ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǊŜƎǳƱȅ ǊƽȍƴƛŎȊƪƻǿŀƴƛŀΣ ǇƻŎƘƻŘƴŜ ŦǳƴƪŎƧƛ ŜƭŜƳŜƴǘŀǊƴȅŎƘΦ 

2. Twierdzenia RoƭƭŜȫŀΣ [ŀƎǊŀƴƎŜȫŀΣ /ŀǳŎƘȅȫŜƎƻ ƛ ƛŎƘ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀΦ wŜƎǳƱŀ ŘŜ [ȫIƻǎǇƛǘŀƭŀΦ  
3. tƻŎƘƻŘƴŜ ƛ ǊƽȍƴƛŎȊƪƛ ǿȅȍǎȊȅŎƘ ǊȊťŘƽǿ ŦǳƴƪŎƧƛ Ŧ Υ w -Ҕ wΦ ²ȊƽǊ ¢ŀȅƭƻǊŀΦ 9ƪǎǘǊŜƳŀ ƭƻƪŀƭƴŜ ƛ ƎƭƻōŀƭƴŜ 
ŦǳƴƪŎƧƛΦ ²ȅǇǳƪƱƻǏŏΣ ǿƪƭťǎƱƻǏŏ ƛ Ǉǳƴƪǘȅ ǇǊȊŜƎƛťŎƛŀ ǿȅƪǊŜǎǳ ŦǳƴƪŎƧƛΣ ŀǎȅƳǇǘƻǘȅΦ .ŀŘŀƴƛŜ ȊƳƛŜƴƴƻǏŎƛ 
funkcji. 

4. tƻŎƘƻŘƴŜ ŎȊŊǎǘƪƻǿŜ ŦǳƴƪŎƧƛ Řǿǳ ȊƳƛŜƴƴȅŎƘ ƛ ǇǊȊȅƪƱŀŘȅ ƛŎƘ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀΦ 
/ŀƱƪƻǿŀƴƛŜ 

1. /ŀƱƪŀ ƴƛŜƻȊƴŀŎȊƻƴŀΦ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƳŜǘƻŘȅ ǿȅȊƴŀŎȊŀƴƛŀ ŎŀƱŜƪ ƴƛŜƻȊƴŀŎȊƻƴȅŎƘΦ  
2. /ŀƱƪŀ ƻȊƴŀŎȊƻƴŀ wƛŜƳŀƴƴŀ ƛ ƧŜƧ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛΦ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŀ ǊŀŎƘǳƴƪǳ ŎŀƱƪƻǿŜƎƻΦ {ȊŀŎƻǿŀƴƛŜ 
ŎŀƱŜƪ ƻȊƴŀŎȊƻƴȅŎƘΦ  

3. ½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ƎŜƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜ ƛ ŦƛȊȅŎȊƴŜ ŎŀƱƪƛ wƛŜƳŀƴƴŀ όǇƻƭŜ ŦƛƎǳǊȅ ǇƱŀǎƪƛŜƧΣ ŘƱǳƎƻǏŏ ƪǊȊȅǿŜƧΣ ƻōƧťǘƻǏŏ ƛ 
ǇƻƭŜ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ōǊȅƱȅ ƻōǊƻǘƻǿŜƧΣ ǇǊŀŎŀΣ ŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŀύΦ  

wƽǿƴŀƴƛŀ ǊƽȍƴƛŎȊƪƻǿŜΣ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǘȅǇy 



0ǿƛŎȊŜƴƛŀ 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǎŊ ƳŜǘƻŘŊ ƪƭŀǎȅŎȊƴŊΦ 
¢ŜƳŀǘȅƪŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ȊƎƻŘƴŀ  ƛ ǏŎƛǏƭŜ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴŀ Řƻ ǘŜƳŀǘȅƪƛ ǿȅƪƱŀŘǳΦ ² ǘǊŀƪŎƛŜ ŏǿƛŎȊŜƵ 

ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ ŘȅǎƪǳǘƻǿŀƴŜ ǎŊ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ȊŀŘŀƵ ǊŀŎƘǳƴƪƻǿȅŎƘ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ǘŜƳŀǘȅŎŜ ƪƻƭŜƧƴȅŎƘ 

ǿȅƪƱŀŘƽǿΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

1. Lassak, Matematyka dla studi·w technicznych, WM, Bydgoszcz, 2010  

2. W.LeksiŒski, J.Nabiağek,W.ŧakowski, Matematyka (zadania) WNT, W-wa,2004 

3. DΦ 5ŜŎŜǿƛŎȊΣ ²Φ ÀŀƪƻǿǎƪƛΣ aŀǘŜƳŀǘȅƪŀΣ !ƴŀƭƛȊŀ matematyczna, cz.I, WNT, W-wa, 2005 
4. ²Φ YǊȅǎƛŎƪƛΣ [Φ ²ƱƻŘŀǊǎƪƛΣ !ƴŀƭƛȊŀ ƳŀǘŜƳŀǘȅŎȊƴŀ ǿ ȊŀŘŀƴƛŀŎƘΣ ŎȊΦ LΣ  t²bΣ²-wa, 2008  

5. aΦ DŜǿŜǊǘΣ ½Φ {ƪƻŎȊȅƭŀǎΣ !ƴŀƭƛȊŀ ƳŀǘŜƳŀǘȅŎȊƴŀ мΣ Dƛ{Σ ²ǊƻŎƱŀǿΣ нллтΦ 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + ĺwiczenia (30 

h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (10 h) + udziağ w egzaminie (5 h) 
75 

Przygotowanie do, ĺwiczeŒ, zajňĺ 30 

Przygotowanie do kolokwi·w i egzaminu 30 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 150 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (75 h) 3 

Zajňcia o charakterze praktycznym (0  h) 0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 
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SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Algebra liniowa z geometriŃ analitycznŃ 

Course / group of courses Linear Algebra with Analytic Geometry 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_02 Kod Erasmusa 11.1 

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr I 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 3 2 Egzamin 

Ĺ 30 3 2 Zaliczenie z ocenŃ 

     

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Matematyki     

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

ZnajomoŜĺ podstaw matematyki na poziomie szkoğy ponadgimnazjalnej, umiejňtnoŜĺ logicznego i kreatywnego 

myŜlenia. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
Zna podstawowe ŘŜŦƛƴƛŎƧŜ ƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀ ƭƛŎȊōŀŎƘ 

rzeczywistych i zespolonych 
ME1_W01 

Egzamin 

EPW2 ½ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ŘŜŦƛƴƛŎƧŜ ƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀ ƳŀŎƛŜǊȊŀŎƘ  ME1_W01 
Egzamin 

EPW3 
½ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ŘŜŦƛƴƛŎƧŜ ƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀ ǿŜƪǘƻǊŀŎƘΦ 

½ƴŀ Ǌƽǿƴŀƴƛŀ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ƛ ǇƱŀǎȊŎȊȅȊƴ ǿ przestrzeni 
ME1_W01 

Egzamin 



EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀ ƭƛŎȊōŀŎƘ 

rzeczywistych i zespolonych 

 

ME1_U01 

Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPU2 

tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀ ƳŀŎƛŜǊȊŀŎƘ ƛ 

ǿŜƪǘƻǊŀŎƘ ƻǊŀȊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ƧŜ Řƻ ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛŀ 

ȊŀŘŀƵ ǿ ŦƛȊȅŎŜ ƛ ǘŜŎƘƴƛŎŜ 
ME1_U01 

Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀŏ ǳƪƱŀŘȅ ǊƽǿƴŀƵΣ ǿȅȊƴŀŎȊŀŏ 

ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿƱŀǎƴŜ ƛ ǿŜƪǘƻǊȅ ǿƱŀǎƴŜ ƳŀŎƛŜǊȊȅ ME1_U01 
Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPU4 
Potrafi ǎǘƻǎƻǿŀŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƳŜǘƻŘȅ ƎŜƻƳŜǘǊƛƛ 

analitycznej ME1_U01 
Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPU5 

aŀ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŏ ǎŀƳƻƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǇƻǘǊȊŜōť ǎǘŀƱŜƎƻ 

ǇƻǎȊŜǊȊŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ Ȋ ƳŀǘŜƳŀǘȅƪƛΣ ƪǘƽǊŀ 

ǳŎȊȅ ƭƻƎƛŎȊƴŜƎƻ ƳȅǏƭŜƴƛŀΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǊƻȊǳƳƛŜΣ ȍŜ 

ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧŜ ƳŀǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ ǎŊ ƴƛŜȊōťŘƴŜ  ǿ 

ȊŀǿƻŘȊƛŜ ƛƴȍȅƴƛŜǊŀ ƳŜŎƘŀǘǊƻƴƛƪŀ 

ME1_U17 
Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

EPK1 

JŜǎǘ Ǝƻǘƽǿ Řƻ ƳȅǏƭŜƴƛŀ ƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ǎǇƻǎƽō 

ǇǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊŎȊȅ ƻǊŀȊ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ƪǊŜŀǘȅǿƴȅŎƘ 

ŘȊƛŀƱŀƵ ς ǊƽǿƴƛŜȍ ƴŀ ǊȊŜŎȊ interesu publicznego 

ME1_K02 
Egzamin 
Pytania i sprawdziany na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : wykğad konwencjonalny, wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ,wykğad problemowy, konsultacje , 

dyskusja.. 

Ĺwiczenia audytoryjne:rozwiŃzywanie reprezentatywnych przykğad·w ilustrujŃcych wyğoŨony materiağ na 

wykğadach. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

5. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·weki innych rodzaj·w prac wykonywanych przez studenta). 

6. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

7. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach, 

ĺwiczeniach audytoryjnych). 

8. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego w formie 

pisemnej lub ustnej, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

4. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴŜ 

²ŀǊǳƴƪƛŜƳ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƧŜǎǘ ǳȊȅǎƪŀƴƛŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅŎƘ ƻŎŜƴ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŏǿƛŎȊŜƵ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴȅŎƘ ǿ ǇƭŀƴƛŜ ȊŀƧťŏ 
na podstawie ƧŜƎƻ ǇƻǎǘťǇƽǿΣ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ƛ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ǿ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƻǊŀȊ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƧŜǎǘ ƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅ 
8. hōŜŎƴƻǏŎƛΥ 

- hōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƧŜǎǘ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿŀΦ 

- 5ƻȊǿƻƭƻƴŜ ǎŊ ŘǿƛŜ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ ǿ ŎƛŊƎǳ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- ½ǿƻƭƴƛŜƴƛŀ ƭŜƪŀǊǎƪƛŜ ǎŊ ǊŜǎǇŜƪǘƻǿŀƴŜ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ƴŀ ƴŀǎǘťǇƴȅŎƘ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ Ǉƻ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛΦ 

- YŀȍŘŀ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŀ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ǇƻǿȅȍŜƧ ŘǊǳƎƛŜƧΣ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ ǿȅƳƛŀǊȊŜ олƘκǎŜƳŜǎǘǊ 
ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǇƽƱ ǎǘƻǇƴƛŀΣ ŀ ǇƻǿȅȍŜƧ ƧŜŘƴŜƧ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜƧ 
ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ ǿȅƳƛŀǊȊŜ мрƘκǎŜƳŜǎǘǊ ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǎǘƻǇƛŜƵΦ 

9. Kolokwia. 

- ² ŎȊŀǎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ƻŘōťŘŊ ǎƛť ǘǊȊȅ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ǿƎ ƘŀǊƳƻƴƻƎǊŀƳǳΥ L ς  po 33% liczby h/semestr, II ς 
po 66% liczby h/semestr, III ς  po 100% liczby h/semestr. 

- ½ŀ ƪŀȍŘŜ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ Ƴƻȍƴŀ ƻǘǊȊȅƳŀŏ ƻŘ л Řƻ ¢ Ґ млл ǇǳƴƪǘƽǿΦ  

- bƛŜȊŀƭƛŎȊƻƴŜ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ƴƛŜ ōťŘŊ ǇƻǇǊŀǿƛŀƴŜ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- bƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŀ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƻȊƴŀŎȊƴŀ Ȋ ƻǘǊȊȅƳŀƴƛŜƳ ȊŜǊƻǿŜƧ ƭƛŎȊōȅ  
Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋ tego kolokwium.  

- {ǘǳŘŜƴǘΣ ƪǘƽǊȅ ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛ ǎǿƻƧŊ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƳƻȍŜ ƧŜ Ǉƛǎŀŏ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ 
ǇƽȋƴƛŜƧǎȊȅƳΣ ǇƻŘŀƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŜƎƻΦ 

10. ² ŎȊŀǎƛŜ ƪŀȍŘȅŎƘ ȊŀƧťŏ ǎǘǳŘŜƴǘ ƳƻȍŜ ƻǘǊȊȅƳŀŏΥ 

- Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ŀƪǘȅǿƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ 

- od -р Řƻ Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ Řƻ ȊŀƧťŏ ƻǊŀȊ ȊŀŘŀƴƛŀ Řƻmowe. 
11. tƻŘ ƪƻƴƛŜŎ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ǎǳƳǳƧŜƳȅ ǳȊȅǎƪŀƴŜ Ǉǳƴƪǘȅ ȊŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό!ύ ƻǊŀȊ ōƛŜǊȊŜƳȅ 
ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ ƳƻȍƭƛǿŊ Řƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ƭƛŎȊōť Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό¢ύΦ 

      Liczymy: R = (A / T) x 100% 

12. ½ŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ƻōƭƛŎȊƻƴŜƎƻ w ǿȅȊƴŀŎȊŀƳȅ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ όh/ύΥ 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  



R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  
R < 50%                niedostateczny (2,0)  

13. aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƭƛŎȊōŀ Ǉǳƴƪǘƽǿ Řƻ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ǘƻ мсл Ǉǳƴƪǘƽǿ ς ocena dostateczna, (3,0); 
онл Ǉǳƴƪǘƽǿ ƭǳō ǿƛťŎŜƧΣ ŘŀƧŜ ƻŎŜƴť ōŀǊŘȊƻ ŘƻōǊŊ όрΣлύΦ  

14. {ǘǳŘŜƴǘΣ ƪǘƽǊȅ ƴƛŜ ǳȊȅǎƪŀƱ ǿȅƳŀƎŀƴŜƧ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜƧ ƭƛŎȊōȅ Ǉǳƴƪǘƽǿ ǇƻǘǊȊŜōƴŜƧ Řƻ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ƳƻȍŜ 
ǿ ŎȊŀǎƛŜ ǎŜǎƧƛ ŘǿǳƪǊƻǘƴƛŜ ǇǊȊȅǎǘŊǇƛŏ Řƻ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿŜƎƻ ǇƻŘ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳΣ ȍŜ Ƴŀ ƴƛŜ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ 
ǘǊȊȅ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛΦ YƻƭƻƪǿƛǳƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿŜ ƻōŜƧƳǳƧŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱ Ȋ ŎŀƱŜƎƻ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 
bƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ ƴŀ ǘŜǊƳƛƴŀŎƘ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿȅŎƘ Ƴƻȍƴŀ ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛŀŏ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ Řƻ ŘǿƽŎƘ ǘȅƎƻŘƴƛ ƻŘ Řŀǘȅ 
ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿŜƎƻΣ ƴƛŜ ǇƽȋƴƛŜƧ ƧŜŘƴŀƪ ƴƛȍ ǇǊȊŜŘ ƪƻƭŜƧƴȅƳ ǘŜǊƳƛƴŜƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿȅƳΦ 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Przyswojenie i utrwalenie podstawowych pojňĺ oraz twierdzeŒ dotyczŃcych rozwiŃzywania r·wnaŒ 

liniowych i ich interpretowania w ujňciu wektorowym, obliczania wyznacznika, znajdowania macierzy 

odwrotnej, obliczania wartoŜci wğasnych, operacji na liczbach zespolonych.         

Contents of the study programme (short version) 

Acquiring and consolidating basic notions and theorems concerning solving linear equations and their 

interpretation in vector format, calculating the determinant, finding the inverse matrix, calculating 

eigenvalues, operations on complex numbers. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘȅ 

1. Liczby rzeczywiste: podzbiory, liczby wymierne i niewymierne- ǇǊȊȅƪƱŀŘȅΣ ǇƻŘȊƛŜƭƴƻǏŏΣ ƭƛŎȊōȅpierwsze, 
indukcja matematyczna; 

2. Liczby zespolone jako rozszerzenie liczb rzeczywistych, interpretacja ƎŜƻƳŜǘǊȅŎȊƴŀΣ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀ 
ƭƛŎȊōŀŎƘ ȊŜǎǇƻƭƻƴȅŎƘΣ Ǉƻǎǘŀŏ ƪŀƴƻƴƛŎȊƴŀΣ ǘǊȅƎƻƴƻƳŜǘǊȅŎȊƴŀΣ ǿȅƪƱŀŘƴƛŎȊŀ ƭƛŎȊōȅ ȊŜǎǇƻƭƻƴŜƧΤ 

3. aŀŎƛŜǊȊŜΥ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀ ƳŀŎƛŜǊȊŀŎƘΤ ǿȅȊƴŀŎȊƴƛƪ ς ŘŜŦƛƴƛŎƧŀΣ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛΣ ǎǇƻǎƻōȅ ƻōƭƛŎȊŀƴƛŀΤ ƳŀŎƛŜǊȊ 
ƻŘǿǊƻǘƴŀΣ ǊȊŊŘ ƳŀŎƛŜǊȊȅΣ ƳŜǘƻŘȅ ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛŀ ǳƪƱŀŘƽǿ ǊƽǿƴŀƵΣ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿƱŀǎƴŜ ƛ ǿŜƪǘƻǊȅ ǿƱŀǎƴŜ 
macierzy; 

4. ²ŜƪǘƻǊȅΣ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀ ǿŜƪǘƻǊŀŎƘ όƛƭƻŎȊȅƴȅ ǎƪŀƭŀǊƴȅΣ ǿŜƪǘƻǊƻǿȅΣ ƳƛŜǎȊŀƴȅύΣ Ǌƽǿƴŀƴƛŀ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ƛ 
ǇƱŀǎȊŎȊȅȊƴ ǿ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛΣ ƪǊȊȅǿŜ ƛ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŜ ǎǘƻǇƴƛŀ ŘǊǳƎƛŜƎƻΦ 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǎŊ ƳŜǘƻŘŊ ƪƭŀǎȅŎȊƴŊΦ 
¢ŜƳŀǘȅƪŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ȊƎƻŘƴŀ  ƛ ǏŎƛǏƭŜ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴŀ Řƻ ǘŜƳŀǘȅƪƛ ǿȅƪƱŀŘǳΦ ² trakcie 

ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ ŘȅǎƪǳǘƻǿŀƴŜ ǎŊ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ȊŀŘŀƵ ǊŀŎƘǳƴƪƻǿȅŎƘ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ǘŜƳŀǘȅŎŜ 

ƪƻƭŜƧƴȅŎƘ ǿȅƪƱŀŘƽǿΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

6. Jurlewicz J., Z. Skoczylas Z.,  Algebra liniowa 1 i 2, Oficyna wyd. GiS, Wrocğaw 2004 

7. T. A. Herdegen, Wykğady z algebry liniowej i geometrii, Wyd. Discepto 2005. 

8. H. Arodz, K. Rosciszewski, Algebra i geometria w zadaniach, Wyd. Znak , Krak·w 2005 . 

9. ¢ǊŀƧŘƻǎ ¢ΦΣ aŀǘŜƳŀǘȅƪŀΦ /ȊťǏŏ оΣ [ƛŎȊōȅ ȊŜǎǇƻƭƻƴŜΦ ²ŜƪǘƻǊȅΦ aŀŎƛŜǊȊŜΦ ²ȅȊƴŀŎȊƴƛƪƛΦ DŜƻƳŜǘǊƛŀ 
ŀƴŀƭƛǘȅŎȊƴŀ ƛ ǊƽȍƴƛŎȊƪƻǿŀΣ ²b¢Σ ²- wa, 2005.  

10. ¢Φ WǳǊƭŜǿƛŎȊΣ ½Φ {ƪƻŎȊȅƭŀǎΣ !ƭƎŜōǊŀ ƭƛƴƛƻǿŀ tǊȊȅƪƱŀŘȅ ƛ ȊŀŘŀƴƛŀΣ ŎȊ м ƛ нΣ hŦƛŎȅƴŀ ²ȅŘŀǿƴƛŎȊŀ DƛS, 
²ǊƻŎƱŀǿ нллмΦ 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + ĺwiczenia (30 

h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (10 h) + udziağ w egzaminie (5 h) 
75 

Przygotowanie do, ĺwiczeŒ, zajňĺ 30 

Przygotowanie do kolokwi·w i egzaminu 30 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 15 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 150 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (75 h) 3,0 

Zajňcia o charakterze praktycznym (0  h) 0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Rachunek prawdopodobieŒstwa i statystyka 

Course / group of courses Probability and Statistics 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_03 Kod Erasmusa 11.2 

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 2 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 I Egzamin 

     

LO 15 1 I Zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

ZnajomoŜĺ podstaw matematyki na poziomie szkoğy ponadgimnazjalnej, analiza matematyczna, algebra liniowa 

z geometriŃ analitycznŃ, umiejňtnoŜĺ logicznego i kreatywnego myŜlenia.. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
tƻǎƛŀŘŀ ƻƎƽƭƴŊ ǿƛŜŘȊť Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ƳŜǘƻŘ  ŀƴŀƭƛȊȅ ƻǊŀȊ 
wizualizacji danych 

ME1_W01 
Egzamin 
Testy, pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ  ƭŀōΦ 

EPW2 
tƻǎƛŀŘŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ǊŀŎƘǳƴƪǳ 
ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿŀΣ ǎǘŀǘȅǎǘȅƪƛ ƻǇƛǎƻǿŜƧ ƻǊŀȊ 
wnioskowania statystycznego 

ME1_W01 
Egzamin 
Testy, pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘΦ  ƭŀōΦ 



EPU1 

tƻǘǊŀŦƛ ǇƻǎƱǳƎƛǿŀŏ ǎƛť ǊƻȊƪƱŀŘŀƳƛ ǘŜƻǊŜǘȅŎȊƴȅƳƛ 

(dwumianowy, Poissona, normalny, t-Studenta, F, chi-

kwadrat); 

ME1_U01 

Kolokwia 
Testy i pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ lab, 
Pytania i zaliczenie 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƵ ƭŀō. 

EPU2 

tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ŀƴŀƭƛȊť ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ƻǘǊȊȅƳŀƴŜƎƻ 

ǿȅƴƛƪǳ ƻōƭƛŎȊŜƵ ǇƻŘ ƪŊǘŜƳ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪΣ 

ǇƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜŘȅǎƪǳǘƻǿŀŏ ǳȊȅǎƪŀƴȅ ǿȅƴƛƪ ƪƻƵŎƻǿȅ ǿ 

ŀǎǇŜƪŎƛŜ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴȅƳ όǿǇƱȅǿ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ 

ŎȊȅƴƴƛƪƽǿύ ƛ ǿȅŎƛŊƎƴŊŏ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ǿƴƛƻǎƪƛΣ ǇƻǘǊŀŦƛ 

ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŏ ǳȊȅǎƪŀƴŜ ǿȅƴƛƪƛ ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜƧ 

όǳƪƱŀŘ ǿǎǇƽƱǊȊťŘƴȅŎƘΣ ƻǇƛǎ ƻǎƛΣ ǎƪŀƭŀ jednostek) 

ME1_U01 

Kolokwia 
Testy i pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ lab, 
Pytania i zaliczenie 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƵ ƭŀō. 

EPU3 

tƻǘǊŀŦƛ ƻǇǊŀŎƻǿŀŏ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧť ŘƻǘȅŎȊŊŎŊ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 

ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ ǇƻƳƛŀǊƽǿ όƻōƭƛŎȊŀƴƛŜ ǿȅȊƴŀŎȊŀƴŜƧ 

ǿƛŜƭƪƻǏŎƛΣ ƻōƭƛŎȊŀƴƛŜ ƴƛŜǇŜǿƴƻǏŎƛ ǇƻƳƛŀǊǳΣ ŘȅǎƪǳǎƧŀ 

uȊȅǎƪŀƴȅŎƘ ǿȅƴƛƪƽǿ ƻǊŀȊ ƛŎƘ ǇǊŜȊŜntacja liczbowa i 

graficzna). 

ME1_U12 

Kolokwia 
Testy i pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ lab, 
Pytania i zaliczenie 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƵ ƭŀō. 

EPK1 

tƻǘǊŀŦƛ ǎŀƳƻŘȊƛŜƭƴƛŜ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀŏ ŘŜŎȅȊƧŜ ƴŀ 

ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿ ƛ ŘŀƴȅŎƘ 

empirycznych. 
ME1_K01 

Egzamin 
Testy, pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ  ƭŀōΦ 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad:wykğad konwencjonalny, wykğad z prezentacjŃ  multimedialnŃ, konsultacje , dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: symulacje, wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych przewidzianych do realizacji 

w ramach programu laboratorium.   

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

9. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

10. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

11. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach i 

ĺwiczeniach  laboratoryjnych). 

12. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

5. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego w formie 

pisemnej lub ustnej, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

6. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

2. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

3. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

4. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

5. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

6. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

7. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 

moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 



 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu rachunku prawdopodobieŒstwa i statystyki 

opisowej, z podstawowymi procedurami jakoŜciowej i iloŜciowej analizy danych oraz uksztağtowanie 

krytycznego spojrzenia na wiarygodnoŜĺ inŨynierskich analiz statystycznych.. 

Contents of the study programme (short version) 

Obtaining by the student the basic knowledge of probability calculus and descriptive statistics, with basic 

procedures of qualitative and quantitative data analysis and shaping a critical view of the reliability of 

engineering statistical analyzes. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. bƛŜǇŜǿƴƻǏŏ ǇƻƳƛŀǊƻǿŀΦ tǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŜ ƴƛŜǇŜǿƴƻǏŎƛΦ .ƱťŘȅ ǇǊȊȅǇŀŘƪƻǿŜ ƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜΦ IƛǎǘƻƎǊŀƳΦ 
2. tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ  ǇƻƧťŎƛŀ ǊŀŎƘǳƴƪǳ ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿŀΦ tǊȊŜǎǘǊȊŜƵ ǇǊƻōŀōƛƭƛǎǘȅŎȊƴŀΦ  
tǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿƻ ǿŀǊǳƴƪƻǿŜ ƛ ȊǳǇŜƱƴŜΦ bƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŏ  ȊŘŀǊȊŜƵΦ 

3. ½ƳƛŜƴƴŜ ƭƻǎƻǿŜ ǎƪƻƪƻǿŜ ƛ ŎƛŊƎƱŜΦ ½ƳƛŜƴƴŀ ƭƻǎƻǿŀ ƧŜŘƴƻǿȅƳƛŀǊƻǿŀΤ  ŦǳƴƪŎƧŀ ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿŀ ƛ 
ŘȅǎǘǊȅōǳŀƴǘŀΦ tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǊƻȊƪƱŀŘǳ ȊƳƛŜƴƴȅŎƘ  ƭƻǎƻǿȅŎƘΤ ǿŀǊǘƻǏŏ  ƻŎȊŜƪƛǿŀƴŀΣ ǿŀǊƛŀƴŎƧŀΣ ƳƻƳŜƴǘȅ ƛ 
momenty centralne. Funkcje zmiennych  losowych. 

4. tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ  ǊƻȊƪƱŀŘȅ ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿŀΦ wƻȊƪƱŀŘȅΥ ŘǿǳǇǳƴƪǘƻǿȅΣ  ƧŜŘƴƻǎǘŀƧƴȅΣ ŘǿǳƳƛŀƴƻǿȅΣ  
Poissona, normalny (Gaussa), chi-kwadrat  (Pearsona),  Studenta. 

5. ½ƳƛŜƴƴŜ ƭƻǎƻǿŜ ŘǿǳǿȅƳƛŀǊƻǿŜ ǎƪƻƪƻǿŜ ƛ ŎƛŊƎƱŜΦ wƻȊƪƱŀŘȅ ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿŀ ōǊȊŜƎƻǿŜ ƛ 
warunkowe. bƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŏ ȊƳƛŜƴƴȅŎƘ  ƭƻǎƻǿȅŎƘΦ 

6. tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀ ǎǘŀǘȅǎǘȅƪƛΦ tǊƽōŀ ƭƻǎƻǿŀΦ 9ǎǘȅƳŀǘƻǊȅΣ ǿȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ȊƳƛŜƴƴŜƧ 
ƭƻǎƻǿŜƧ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǇǊƽōȅΦ tǊȊŜŘȊƛŀƱ ǳŦƴƻǏŎƛΦ ¢ŜǎǘƻǿŀƴƛŜ ƘƛǇƻǘŜȊ ǎǘŀǘȅǎǘȅŎȊƴȅŎƘΦ 

7. .ƱŊŘ ƛ ƴƛŜǇŜǿƴƻǏŏ ǇƻƳƛŀǊǳΣ ȋǊƽŘƱŀ ƴƛŜǇŜǿƴƻǏŎƛΦ aƻŘŜƭŜ ƴƛŜǇŜǿƴƻǏŎƛΥ ŘŜǘŜǊƳƛƴƛǎǘȅŎȊƴȅ ƛ ōƱŊŘ 
ƎǊŀƴƛŎȊƴȅΣ ƳƻŘŜƭ ǇǊƻōŀōƛƭƛǎǘȅŎȊƴȅ ƛ ƴƛŜǇŜǿƴƻǏŏΦ   

8. hƪǊŜǏƭŀƴƛŜ ƴƛŜǇŜǿƴƻǏŎƛ ƳŜǘƻŘŀƳƛ ǎǘŀǘȅǎǘȅŎȊƴȅƳƛΦ 

      Laboratorium 

1. {ǘŀǘȅǎǘȅƪŀ ƻǇƛǎƻǿŀΣ ǿǎǘťǇƴŜ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŜ ŘŀƴȅŎƘΣ  
2. LƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƧŀ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǎǘŀǘȅǎǘȅƪƛ ƻǇƛǎƻǿŜƧΤ 
3. wŀŎƘǳƴŜƪ ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿŀΤ 
4. ½ƳƛŜƴƴŜ ƭƻǎƻǿŜΣ ǊƻȊƪƱŀŘȅ ȊƳƛŜƴƴȅŎƘ ƭƻǎƻǿȅŎƘΣ ƳƻŘŜƭŜ ǇǊƻōŀōƛƭƛǎǘȅŎȊƴŜΤ 
5. wƻȊƪƱŀŘ ƴƻǊƳŀƭƴȅΤ 
6. Estymacja i wnioskowanie statystyczne.  
7. Testy statystyczne; 
8. Korelacja i regresja; 
9. !ƴŀƭƛȊŀ ŘŀƴȅŎƘ ƧŀƪƻǏŎƛƻǿȅŎƘΣ ƳŜǘƻŘȅ ǊŀƴƎƻǿŜΤ 
10. Sposoby wizualizacji danych; 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

11. ²Φ YǊȅǎƛŎƪƛΣ WΦ .ŀǊǘƻǎΣ wŀŎƘǳƴŜƪ ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿŀ ƛ ǎǘŀǘȅǎǘȅƪŀ ƳŀǘŜƳŀǘȅŎȊƴŀ ǿ ȊŀŘŀƴƛŀŎƘ LΣ LLΣ 
PWN, W- a 1995. 

12. ²Φ CŜƭƭŜǊΣ ²ǎǘťǇ Řƻ ǊŀŎƘǳƴƪǳ ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿŀΦ ¢ƻƳ м ƛ нΦ t²bΣ Warszawa 2008 i 2009. 

13. StarzyŒska W.: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, 2000. 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

(15 h)+ inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (2 h) + udziağ w egzaminie (4 h) 
36 

Przygotowanie do laboratorium, przygotowanie sprawozdaŒ 10 

Przygotowanie do kolokwi·w i egzaminu 8 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 2 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 56 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (36 h) 1,3 

Zajňcia o charakterze praktycznym (28 h) 1,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Fizyka 

Course / group of courses Physics 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_04 Kod Erasmusa 13.2 

Punkty ECTS 7 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr I 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 2 I Egzamin 

Ĺ 30 2 I Zaliczenie z ocenŃ 

LO 30 2 I Zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Wymagane podstawowe wiadomoŜci i umiejňtnoŜci z matematyki i fizyki w zakresie szkoğy ponadgimnazjalnej. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƳŜŎƘŀƴƛƪƛ 
klasycznej i grawitacji 

ME1_W02 
Egzamin 

EPW2 
Ma ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŜƭŜƪǘǊƻǎǘŀǘȅƪƛ  ƛ 
magnetyzmu 

ME1_W02 
Egzamin 

EPW3 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŀƪǳǎǘȅƪƛ  ƻǇǘȅƪƛ ME1_W02 

Egzamin 

EPW4 
aŀ ŜƭŜƳŜƴǘŀǊƴŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŀƪǳǎǘȅƪƛ ME1_W02 

Egzamin 

EPW5 
aŀ ŜƭŜƳŜƴǘŀǊƴŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŦƛȊȅƪƛ atomowej i 
ŦƛȊȅƪƛ ŎƛŀƱŀ ǎǘŀƱŜƎƻ 

ME1_W02 
Egzamin 



EPU1 

tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ǇƻȊƴŀƴŜ ȊŀǎŀŘȅ ƛ ƳŜǘƻŘȅ ŦƛȊȅƪƛ 
ƻǊŀȊ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ƳŀǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ Řƻ 
ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛŀ ǘȅǇƻǿȅŎƘ ȊŀŘŀƵ Ȋ zakresu mechaniki 
klasycznej, elektrostatyki, magnetyzmu, optyki i 
ŜƭŜƳŜƴǘŀǊƴŜƧ ŦƛȊȅƪƛ ŎƛŀƱŀ ǎǘŀƱŜƎƻ 

ME1_U02 

Kolokwia 
Testy i pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘΣ 
Pytania i zaliczenie 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƵ lab.. 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ƻǇƛǎŀŏ ƳŀǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ ȊƧŀǿƛǎƪŀ ŦƛȊȅŎȊƴŜ 
ǿȅǎǘťǇǳƧŊŎŜ ǿ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀŎƘ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŎƘ 
mechatroniki. 

 

 

ME1_U01 

Kolokwia 
Testy i pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘΣ 
Pytania i zaliczenie 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƵ ƭŀō. 

EPU3 

tƻǘǊŀŦƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘƻǿŀŏ ǇǊȊŜōƛŜƎ ǇǊŀŎȅ ǿ postaci 
ǇǊƻǘƻƪƻƱǳ Ȋ ōŀŘŀƵ ƭǳō ǇƻƳƛŀǊƽǿ ƻǊŀȊ ƻǇǊŀŎƻǿŀŏ 
ǿȅƴƛƪƛ ǇǊŀŎ ƛ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŏ ƧŜ ǿ ŦƻǊƳƛŜ ŎȊȅǘŜƭƴŜƎƻ 
sprawozdania 

 

 

ME1_U12 

Kolokwia 
Testy i pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘΣ 
Pytania i zaliczenie 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƵ ƭŀō. 

EPU4 

Mŀ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŏ ǎŀƳƻƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ƛ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴƛŀ 
ǿƱŀǎƴŜƎƻ ǳŎȊŜƴƛŀ ǎƛť ǇǊȊŜȊ ŎŀƱŜ ȍȅŎƛŜΣ ƳΦƛƴΦ ǿ ŎŜƭǳ 
ǇƻŘƴƻǎȊŜƴƛŀ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧƛ ȊŀǿƻŘƻǿȅŎƘΣ ǘŀƪȍŜ ƛƴƴȅŎƘ 
ƻǎƽō 

 

 

ME1_U17 

Kolokwia 
Testy i pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘΣ 
Pytania i zaliczenie 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƵ ƭŀō. 

EPK1 
OŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭŀ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘȅ ǎƱǳȍŊŎŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ ǎƛŜōƛŜ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ȊŀŘŀƴƛŀ ƻǊŀȊ Ƴŀ 
ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǿŀȍƴƻǏŎƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜƧ ǇǊŀŎȅ 

ME1_K03 
Egzamin, pytania na 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ  
i laboratorium 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny, wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia audytoryjne:rozwiŃzywanie reprezentatywnych przykğad·w ilustrujŃcych wyğoŨony materiağ na 

wykğadach 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach 

programu laboratorium, sprawozdania.   

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

1. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

2. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

3. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach, 
ĺwiczeniach audytoryjnych   i laboratoryjnych). 

4. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

1. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego w formie 

pisemnej lub ustnej, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

2. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde 10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴŜ 

Warunkiem zaliczenia jesǘ ǳȊȅǎƪŀƴƛŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅŎƘ ƻŎŜƴ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŏǿƛŎȊŜƵ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴȅŎƘ ǿ ǇƭŀƴƛŜ ȊŀƧťŏ 
ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ƧŜƎƻ ǇƻǎǘťǇƽǿΣ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ƛ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ǿ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƻǊŀȊ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƧŜǎǘ ƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅ 
1. hōŜŎƴƻǏŎƛΥ 

- hōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƧŜǎǘ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿŀΦ 

- DozǿƻƭƻƴŜ ǎŊ ŘǿƛŜ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ ǿ ŎƛŊƎǳ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- ½ǿƻƭƴƛŜƴƛŀ ƭŜƪŀǊǎƪƛŜ ǎŊ ǊŜǎǇŜƪǘƻǿŀƴŜ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ƴŀ ƴŀǎǘťǇƴȅŎƘ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ Ǉƻ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛΦ 

- YŀȍŘŀ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŀ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ǇƻǿȅȍŜƧ ŘǊǳƎƛŜƧΣ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ ǿȅƳƛŀǊȊŜ олƘκǎŜƳŜǎǘǊ 
ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǇƽƱ ǎǘƻǇƴƛŀΣ ŀ ǇƻǿȅȍŜƧ ƧŜŘƴŜƧ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜƧ 
ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ ǿȅƳƛŀǊȊŜ мрƘκǎŜƳŜǎǘǊ ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǎǘƻǇƛŜƵΦ 

2. Kolokwia. 

- ² ŎȊŀǎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ƻŘōťŘŊ ǎƛť ǘǊȊȅ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ǿƎ ƘŀǊƳƻƴƻƎǊŀƳǳΥ L ς  po 33% liczby h/semestr, II ς 
po 66% liczby h/semestr, III ς  po 100% liczby h/semestr. 

- ½ŀ ƪŀȍŘŜ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ Ƴƻȍƴŀ ƻǘǊȊȅƳŀŏ ƻŘ л Řƻ ¢ Ґ млл ǇǳƴƪǘƽǿΦ  

- bƛŜȊŀƭƛŎȊƻƴŜ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ƴƛŜ ōťŘŊ ǇƻǇǊŀǿƛŀƴŜ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- bƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŀ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƻȊƴŀŎȊna z otrzymaniem zerowej liczby  
Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋ tego kolokwium.  

- {ǘǳŘŜƴǘΣ ƪǘƽǊȅ ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛ ǎǿƻƧŊ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƳƻȍŜ ƧŜ Ǉƛǎŀŏ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ 
ǇƽȋƴƛŜƧǎȊȅƳΣ ǇƻŘŀƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŜƎƻΦ 

3. ² ŎȊŀǎƛŜ ƪŀȍŘȅŎƘ ȊŀƧťŏ ǎǘǳŘŜƴǘ ƳƻȍŜ ƻǘǊȊȅƳŀŏΥ 

- Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ŀƪǘȅǿƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ 

-  od -р Řƻ Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ Řƻ ȊŀƧťŏ ƻǊŀȊ ȊŀŘŀƴƛŀ ŘƻƳƻǿŜΦ 
4. tƻŘ ƪƻƴƛŜŎ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ǎǳƳǳƧŜƳȅ ǳȊȅǎƪŀƴŜ Ǉǳƴƪǘȅ ȊŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό!ύ ƻǊŀȊ ōƛŜǊȊŜƳȅ 
ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ ƳƻȍƭƛǿŊ Řƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ƭƛŎȊōť Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό¢ύΦ 

      Liczymy: R = (A / T) x 100% 

5. ½ŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ƻōƭƛŎȊƻƴŜƎƻ w ǿȅȊƴŀŎȊŀƳȅ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ όh/ύΥ 



R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  
R < 50%                niedostateczny (2,0)  

6. aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƭƛŎȊōŀ Ǉǳƴƪǘƽǿ Řƻ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ǘƻ мсл Ǉǳƴƪǘƽǿ ς ocena dostateczna, 
όоΣлύΤ онл Ǉǳƴƪǘƽǿ ƭǳō ǿƛťŎŜƧΣ ŘŀƧŜ ƻŎŜƴť ōŀǊŘȊƻ ŘƻōǊŊ όрΣлύΦ  

7. {ǘǳŘŜƴǘΣ ƪǘƽǊȅ ƴƛŜ ǳȊȅǎƪŀƱ ǿȅƳŀƎŀƴŜƧ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜƧ ƭƛŎȊōȅ Ǉǳƴƪǘƽǿ ǇƻǘǊȊŜōƴŜƧ Řƻ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ŏǿƛŎȊŜƵ 
ƳƻȍŜ ǿ ŎȊŀǎƛŜ ǎŜǎƧƛ ŘǿǳƪǊƻǘƴƛŜ ǇǊȊȅǎǘŊǇƛŏ Řƻ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿŜƎƻ ǇƻŘ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳΣ ȍŜ Ƴŀ ƴƛŜ 
ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ ǘǊȊȅ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛΦ YƻƭƻƪǿƛǳƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿŜ ƻōŜƧƳǳƧŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱ Ȋ 
ŎŀƱŜƎƻ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ bƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ ƴŀ ǘŜǊƳƛƴŀŎƘ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿȅŎƘ Ƴƻȍƴŀ ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛŀŏ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ Řƻ 
ŘǿƽŎƘ ǘȅƎƻŘƴƛ ƻŘ Řŀǘȅ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ǇƻǇǊŀǿƪƻǿŜƎƻΣ ƴƛŜ ǇƽȋƴƛŜƧ ƧŜŘƴŀƪ ƴƛȍ ǇǊȊŜŘ ƪƻƭŜƧƴȅƳ ǘŜǊƳƛƴŜƳ 
poprawkowym. 

Laboratorium  

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu i dostarczenie sprawozdaŒ. Ocena koŒcowa jest ŜredniŃ ocen ze wszystkich 

zaliczonych ĺwiczeŒ. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ odrobienie 

zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym ĺwiczenie laboratoryjne  

przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Zapoznanie student·w z podstawami fizyki (w szczeg·lnoŜci mechaniki klasycznej, relatywistycznej, ruchu 

drgajŃcego i falowego oraz elektrycznoŜci i magnetyzmu) od strony teoretycznej i aplikacyjnej. 

Contents of the study programme (short version) 

Familiarizing students with the basics of physics (in particular classical mechanics, relativistic mechanics, 

vibratory and wave motion as well as electricity and magnetism) from the theoretical and application side. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. Elementy mechaniki klasycznej: elementarne pojňcia rachunku wektorowego: ukğad wsp·ğrzňdnych, 

dziağania na wektorach, iloczyn skalarny i wektorowy. Przeksztağcenia liniowe w przestrzeni 

wektorowej (obroty) - macierze. Ruch jednowymiarowy: (prňdkoŜĺ Ŝrednia i chwilowa, przyspieszenie, 

spadek swobodny ciağ) - pojňcie pochodnej funkcji i wğasnoŜci. Ruch na pğaszczyŦnie: (rzut ukoŜny, 

rzut poziomy, ruch jednostajny po okrňgu, ruch wzglňdny). Dynamika punktu materialnego: (zasady 

dynamiki Newtona, tarcie, siğy w ruchu po okrňgu, siğy bezwğadnoŜci), praca i energia, zasada 

zachowania energii, zasada zachowania pňdu dla punktu materialnego i ukğadu ciağ. 

2. Grawitacja:  prawo powszechnego ciŃŨenia, masa bezwğadna i masa grawitacyjna, pole grawitacyjne 

(natňŨenie i potencjağ pola, grawitacyjna potencjalna energia), ruch planet i satelit·w (prawa Keplera, 

prňdkoŜci kosmiczne).  

3. Elementy akustyki: ruch drgajŃcy (fale dŦwiňkowe, wraŨenie sğuchowe, zjawisko Dopplera). 

4. Elementy elektrostatyki i magnetyzmu: oddziağywania elektryczne, prawo Coulomba, pole 

elektrostatyczne, prawo Ohma, ğŃczenie opor·w i Ŧr·değ napiňcia, prawa Kirchoffa, pole magnetyczne, 

indukcja elektromagnetyczna, r·wnania Maxwella 

5. Elementy optyki: prawo odbicia i zağamania Ŝwiatğa, zwierciadğa, soczewki, pryzmat i pğytka pğasko-

r·wnolegğoŜcienna, przyrzŃdy optyczne, optyka falowa oraz optyka kwantowa.  

6. Elementy fizyki atomowej i fizyki ciağa stağego: elektryczna natura materii i klasyczne modele 

atomu, mechanika falowa, dualizm falowo-kwantowy Ŝwiatğa; fale materii, falowy model atomu: 

pasmowa teoria ciağa stağego. 

       0ǿƛŎȊŜƴƛŀ 

¢ŜƳŀǘȅƪŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ȊƎƻŘƴŀ  ƛ ǏŎƛǏƭŜ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴŀ Řƻ ǘŜƳŀǘȅƪƛ ǿȅƪƱŀŘǳΦ ² trakcie 



ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ ŘȅǎƪǳǘƻǿŀƴŜ ǎŊ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ȊŀŘŀƵ ǊŀŎƘǳƴƪƻǿȅŎƘ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ǘŜƳŀǘȅŎŜ 

ƪƻƭŜƧƴȅŎƘ ǿȅƪƱŀŘƽǿΦ 

Laboratorium Fizyczne (30 godz.) 

1. Metodyka opracowywania wynik·w pomiar·w fizycznych, rachunek bğňd·w, przedstawianie 
wynik·w w postaci graficznej, BHP w Pracowni Fizycznej. 

2. Mechanika - wyznaczanie okresu wahadğa matematycznego i fizycznego, sprawdzanie praw ruchu 

obrotowego bryğy sztywnej, wyznaczanie parametr·w fali dŦwiňkowej, dudnienia. 

3. Optyka geometryczna, falowa i atomowa - sprawdzanie praw optyki geometrycznej, powstawanie 

obraz·w rzeczywistych, wyznaczanie dğugoŜci fali Ŝwietlnej diody laserowej. 

4. ElektrycznoŜĺ - wyznaczanie stağej czasowej ukğadu RC, obsğuga oscyloskopu, praca prŃdu 

elektrycznego, wyznaczanie temperatury wğ·kna Ũar·wki. 

5. Wyznaczanie ciepğa wğaŜciwego ciağ stağych. 

6. Badanie absorpcji promieniowania alfa i beta. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

1. Halliday D., Resnick R., Walker J.:,ò Podstawy Fizykiò tom I ï IV W-wa 2005 

2. Cz. Bobrowski ĂFizyka ï kr·tki kursò, WNT, Warszawa 2003 

3. IΦ {ȊȅŘƱƻǿǎƪƛ αtǊŀŎƻǿƴƛŀ CƛȊȅŎȊƴŀέ LƴǎǘǊǳƪŎƧŜ Řƻ ŏǿƛŎȊŜƵ ƴŀ tǊŀŎƻǿƴƛ CƛȊȅŎȊƴa. 

4. WΦ ²ŀƭƪŜǊΣ tƻŘǎǘŀǿȅ CƛȊȅƪƛΦ ½ōƛƽǊ ȊŀŘŀƵΣ t²bΣ ²ŀǊǎȊŀǿŀ нллрΦ 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + laboratorium 

(30 h) + ĺwiczenia (30 h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (10 h) + udziağ w 

egzaminie (10 h) 

110 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 15 

Przygotowanie do kolokwi·w i egzaminu 15 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 10 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 150 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (110 h) 4,4 

Zajňcia o charakterze praktycznym (50  h) 2 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Podstawy system·w operacyjnych. Technologia informacyjna 

Course / group of courses Basics of operating systems. Information technology 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_05 Kod Erasmusa 11.3 

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 1 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 2 1 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LI 30 2 1 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr inŨ. Ğukasz Mik 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Zakğada siň, Ũe przed rozpoczňciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie w zakresie 

informatyki i matematyki na poziomie szkoğy ponadgimnazjalnej. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
aŀ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ǌƻƭƛ ƛ ȊŀŘŀƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳǳ 
operacyjnego. 

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW2 

aŀ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ  ǊƻŘȊŀƧƽǿ ƛ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ǎȅǎǘŜƳƽǿ 
ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎť ǎǇǊȊťǘǳ ƛ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀΣ 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ǇŀƳƛťŎƛŊΣ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ǿŜƧǏŎƛŀ-ǿȅƧǏŎƛŀ ǿ 
ǎȅǎǘŜƳƛŜ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳΣ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ Ȋŀǎƻōƽǿ ǿ 
ǎȅǎǘŜƳƛŜ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳΦ tƻǘǊŀŦƛ ǎŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊƻǿŀŏ 
system rodziny Windows. 

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 



EPW3 
aŀ ǿƛŜŘȊť Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳΥ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ǘȅǇǳ hŦŦƛŎŜΣ 
ǇƻŎȊǘȅ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜƧΣ ǳǎƱǳƎ ǿ ǎƛŜŎƛŀŎƘ 
informatycznych  

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW4 
Ma ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŦƻǊƳŀǘƻǿŀƴƛŀ ŀǊƪǳǎȊŀ 
kalkulacyjnego,. kopiowania i przenoszenia, . tworzenia 
ǿȅƪǊŜǎƽǿ ƛ ŦǳƴƪŎƧƛ ōŀȊȅ ŘŀƴȅŎƘ ǿ ŀǊƪǳǎȊǳΦ 

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 

EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǎǇǊŀǿƴƛŜ ǇƻǊǳǎȊŀŏ ǎƛť ǿ LƴǘŜǊƴŜŎƛŜ ƛ ƪƻǊȊȅǎǘŀŏ Ȋ 
ƧŜƎƻ Ȋŀǎƻōƽǿ ǿ ŎŜƭǳ ǇƻȊȅǎkania istotnych informacji. 

ME1_U11 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜǘǿƻǊȊȅŏ ǇƻȊȅǎƪŀƴŊ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧťΣ ƻǇǊŀŎƻǿŀŏ 
ǿƱŀǎƴŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱȅΣ ŀ ǿȅƴƛƪƛ ƻǇǳōƭƛƪƻǿŀŏ ǿ Internecie. 

 
ME1_U11 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 

tƻǘǊŀŦƛ ŜŘȅǘƻǿŀŏ ǘŜƪǎǘȅΣ ǘǿƻǊȊȅŏ ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧŜΣ 
ǇƻǎƱǳƎƛǿŀŏ  ŀǊƪǳǎȊŀƳƛ ƪŀƭƪǳƭŀŎȅƧƴȅƳƛΣ ǘǿƻǊȊȅŏ ǇǊƻǎǘŜ 
ƻōƛŜƪǘȅ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜ ƻǊŀȊ ǘǿƻǊȊȅŏ ǇǊƻǎǘŜ ōŀȊ ŘŀƴȅŎƘ 

 
ME1_U03 

 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 
tƻǘǊŀŦƛ  ƻōǎƱǳƎƛǿŀŏ ǇŀƪƛŜǘ ǘȅǇǳ hŦŦƛŎŜΣ ƻǊŀȊ ƧŜǎǘ 
ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴȅ Řƻ ƻǇƛǎǳΣ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀ όƻōƭƛŎȊŜƵύ ƛ 
ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧƛ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵΦ 

 
ME1_U03 

 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 
wƻȊǳƳƛŜ ǇƻǘǊȊŜōť ǎǘŀƱŜƎƻ ǇƻǎȊŜǊȊŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ƛ 
ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ǇǊƻƎǊŀƳƛǎǘȅŎȊƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǿƛŜŘȊȅ ƴǘ ƳŜǘƻŘ 
przetwarzania danych. 

ME1_K01 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK2 
OŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭŀ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘȅ ǎƱǳȍŊŎŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ ǎƛŜōƛŜ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ȊŀŘŀƴƛŀ ƻǊŀȊ Ƴŀ 
ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǿŀȍƴƻǏŎƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜƧ ǇǊŀŎȅ 

ME1_K03 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

5. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

6. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

7. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

8. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

4. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

2. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

6. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

7. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

8. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

9. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

8. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

9. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 



TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Og·lne informacje o systemie operacyjnym, jako skğadowej oprogramowania komputera. 

Podstawowe technik edycji i przetwarzania tekst·w oraz ğŃczenia tekstu z grafikŃ.  

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych i ich publikacja w sieci.  

Podstawowe usğugi w sieciach informatycznych. Podstawy pracy w Internecie, arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych. 

Contents of the study programme (short version) 

General information about the operating system as a component of the computer software. 

Basic techniques of editing and processing texts and combining text and graphics. 

Preparation of multimedia presentations and their publication on the web. 

Basic services in IT networks. Basics of working on the Internet, spreadsheets, databases. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. Systemy operacyjne:  

- Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego;  

- wƻŘȊŀƧŜ ƛ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘΤ 

- ²ǎǇƽƱǇǊŀŎŀ ǎǇǊȊťǘǳ ƛ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀΤ 

- ½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ǇŀƳƛťŎƛŊΤ 

- {ȅǎǘŜƳȅ ǇƭƛƪƽǿΤ 

- System ǿŜƧǏŎƛŀ-ǿȅƧǏŎƛŀ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳΤ 

- .ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ Ȋŀǎƻōƽǿ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳΤ 

- wƻȊǇǊƻǎȊƻƴŜ ǎȅǎǘŜƳȅ ǇƭƛƪƽǿΤ 

- /ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ǊƻŘȊƛƴȅ ²ƛƴŘƻǿǎΦ 
2. tǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŜ ǘŜƪǎǘƽǿΦ ¦ƎǊǳƴǘƻǿŀƴƛŜ ǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ǇǊŀŎȅ Ȋ ŜŘȅǘƻǊŜƳ ǘŜƪǎǘǳΣ ȊŀǎŀŘȅ 

poprawneƎƻ ŦƻǊƳŀǘƻǿŀƴƛŀ ǘŜƪǎǘǳΣ ǇƻǎƱǳƎƛǿŀƴƛŜ ǎƛť ǎǘȅƭŀƳƛΣ ƱŊŎȊŜƴƛŜ ǘŜƪǎǘǳ Ȋ ƎǊŀŦƛƪŊΦ tǊŜȊŜƴǘŀŎƧŜ ǇǊȊȅ 
ǳȍȅŎƛǳ ƎǊŀŦƛƪƛ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿŜƧΦ  

3. tǊȊȅƎƻǘƻǿȅǿŀƴƛŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƛ ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧƛ ƳǳƭǘƛƳŜŘƛŀƭƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ƛŎƘ ǇǳōƭƛƪŀŎƧƛ ǿ ǎƛŜŎƛΦ 
4. ¦ǎƱǳƎƛ ǿ ǎƛŜŎƛŀŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀǘȅŎȊƴȅŎƘΦ !ǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊŊ ƛ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŜ ǳǎƱǳƎ ǘŜƭŜƛƴŦƻǊƳŀǘȅŎȊƴȅŎƘΦ  
5. Podstawy pracy z Internetem: korzystanie z poczty elektronicznej, odnajdywanie i pobieranie 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ ²²²Σ ǏŎƛŊƎŀƴƛŜ Ǉƭƛƪƽǿ Ȋ LƴǘŜǊƴŜǘǳΣ ǇǊȊŜǎȅƱŀƴƛŜ Ǉƭƛƪƽǿ ƴŀ ƻŘƭŜƎƱƻǏŏΦ  

6. Arkusze kalkulacyjne. PodstŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀ όǎƪƻǊƻǎȊȅǘΣ ŀǊƪǳǎȊΣ ǿƛŜǊǎȊΣ ƪƻƭǳƳƴŀΣ ŀŘǊŜǎύΦ hōƭƛŎȊŜƴƛŀ ǿ 
arkuszu. Analizowanie i prezentowanie danych. Makropolecenia. Wprowadzanie i edycja danych. 
½ŀǿŀǊǘƻǏŏΣ ǿŀǊǘƻǏŏ ƛ ŦƻǊƳŀǘ ƪƻƳƽǊƪƛΦ CƻǊƳŀǘƻǿŀƴƛŜ ŀǊƪǳǎȊŀΦ YƻǇƛƻǿŀƴƛŜ ƛ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŜΦ ¢ǿƻǊȊŜnie 
ǿȅƪǊŜǎƽǿΦ CǳƴƪŎƧŜ ōŀȊȅ ŘŀƴȅŎƘ ǿ ŀǊƪǳǎȊǳΦ  

7. .ŀȊȅ ŘŀƴȅŎƘΦ hƳƽǿƛŜƴƛŜ ǇǊƻōƭŜƳŀǘȅƪƛ ǿȅǎȊǳƪƛǿŀƴƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ǿ ōŀȊƛŜΦ tƻǇǊŀǿƴƻǏŏΣ ǘǊŀŦƴƻǏŏ ƛ 
ǎȊȅōƪƻǏŏ ƻǘǊȊȅƳŀƴƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛΦ 

Laboratorium 

1. Architektura systemu komputerowego 
2. .ŀŘŀƴƛŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƧ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ǎȅǎǘŜƳƽǿ operacyjnych 
3. ½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ǇŀƳƛťŎƛŊ 
4. .ŀŘŀƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳǳ ƻōǎƱǳƎƛ ǎȅǎǘŜƳǳ Lκh 
5. Badanie systemu operacyjnego Windows 

² ƴŀǎǘťǇƴȅŎƘ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƭŀōƻǊŀǘƻǊȅƧƴȅŎƘ όƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿȅŎƘύΣ ǎǘǳŘŜƴŎƛ ǇƛǎȊŊ ǘŜƪǎǘȅ ǿ ŜŘȅǘƻǊŀŎƘΣ ǿȅƪƻƴǳƧŊ 
ƻōƭƛŎȊŜƴƛŀ ǿ ŀǊƪǳǎȊŀŎƘ ƪŀƭƪǳƭŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ǿȅƪƻƴǳƧŊ ōŀȊȅ ŘŀƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ƻǇǊŀŎƻǿǳƧŊ ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧŜΦ wƻȊǇƻȊƴŀƧŊ 
sieci i oprogramowanie do komunikacji. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

5. AE. Frisch, Windows NT - administracja systemu (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1998), 
6. A. Neibauer, Domowe sieci komputerowe (Wydawnictwo RM, 2000). 
7. tǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŜ ǘŜƪǎǘƽǿΣ !Φ aŀȊǳǊΤ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ YL{{Σ нллт 
8. Arkusze kalkulacyjne, R. Lenert; Wydawnictwo KISS, 2007 



9. Bazy danych, D. Przygodzki; Wydawnictwo KISS, 2007. 

10. C. Hunt, TCP/IP. Administracja sieci (Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa, 1996). 
11. {Φ aΦ .ŀƭƭŜǿΣ ½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ǎƛŜŎƛŀƳƛ Lt Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ǊǳǘŜǊƽǿ /ƛǎŎƻ ό²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ waΣ ²ŀǊǎȊŀǿŀΣ мффуύΦ  
12. ¦ȍȅǘƪƻǿŀƴƛŜ ƪƻƳǇǳǘŜǊƽǿΣ ½Φ bƻǿŀƪƻǿǎƪƛΤ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ ƴŀǳƪƻǿŜ t²b {!Σ нллт. 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

(30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (8h) + udziağ w 

egzaminie ( h) 

53 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 24 

Przygotowanie do kolokwi·w, w tym do kolokwium zaliczeniowego 20 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 101 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (53 h) 2,1 

Zajňcia o charakterze praktycznym (50h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Metodyka i techniki programowania_I 

Course / group of courses Methodology and Programming Techniques _I 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_06  Kod Erasmusa 11.3 

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 1 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 2 1 Egzamin 

Ĺ     

LI 30 2 1 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr inŨ. Ğukasz Mik 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

ZnajomoŜĺ podstaw matematyki na poziomie szkoğy ponadgimnazjalnej, umiejňtnoŜĺ logicznego i 

kreatywnego myŜlenia. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 

aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ƴǘΦ ŀǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊȅ ƪƻƳǇǳǘŜǊƽǿΦ 
Zna i rozumie zasady cyfrowego i bitowego kodowania 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ ƧŜƧ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ǿ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀŎƘ 
cyfrowych. 

ME1_W05 
Egzamin 

EPW2 
aŀ ǳǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴŊ ǿƛŜŘȊť ƴǘΦ ȊŀǎŀŘ ŀƭƎƻǊȅǘƳƛȊŀŎƧƛ 
ȊŀŘŀƵ ƛ ŎȅŦǊƻǿŜƎƻ ƪƻŘƻǿŀƴƛŀ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿΦ 

ME1_W05 
Egzamin 



EPW3 

aŀ ǿƛŜŘȊť  ƴǘΦ ƳŜǘƻŘ ƴǳƳŜǊȅŎȊƴȅŎƘΣ ƴƛŜȊōťŘƴŊ Řƻ 
ƻǇƛǎǳ ƛ ŀƴŀƭƛȊȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƻōǿƻŘƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘΣ ŀ 
ǘŀƪȍŜ ƻǇƛǎǳ ƛ ŀƴŀƭƛȊȅ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿ przetwarzania 
ǎȅƎƴŀƱƽǿΦ 

ME1_W05 
Egzamin 

EPW4 

Zna podstawowe zasady programowania 
strukturalnego, proceduralnego i obiektowego oraz 
budowania oprogramowania z wykorzystaniem 
ǊƽȍƴȅŎƘ ƧťȊȅƪƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀΣ Ȋƴŀ ƛ ǊƻȊǳƳƛŜ ȊŀǎŀŘȅ 
ŘƻōƻǊǳ ƧťȊȅƪŀ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ Řƻ ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛŀ 
ǇǊƻōƭŜƳƽǿΦ 

ME1_W05 
Egzamin 

EPW5 

Zna zasady niezawodnego programowania 
ƪƻƳǇǳǘŜǊƽǿΦ  aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ 
ǇǊƻƎǊŀƳƛǎǘȅ Ȋŀ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŏ ƻōƭƛŎȊŜƵ ƛ ȊŀƎǊƻȍŜƵ 
ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅŎƘ Ȋ ōƱťŘƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳǳΦ 

ME1_W05 
Egzamin 

EPU1 

¦ƳƛŜ ǎǘƻǎƻǿŀŏ ǎƪƱŀŘƴƛť ƛ ǎŜƳŀƴǘȅƪť ƧťȊȅƪŀ / όǿ ǘȅƳ 

ŀǊȅǘƳŜǘȅƪť ǿǎƪŀȋƴƛƪƽǿύ Řƭŀ ōǳŘƻǿŀƴƛŀ ǇǊƻǎǘŜƎƻ 

ƴƛŜȊŀǿƻŘƴŜƎƻ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ǿ ǘȅƳ ƧťȊȅƪǳΦ ¦ƳƛŜ 

ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀŏ ƛ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀŏ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ōƛǘƻǿƻ 

ȊƴŀŎȊŊŎŜ Ȋ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜƳ ƻǇŜǊŀǘƻǊƽǿ ōƛǘƻǿȅŎƘ ƛ Ǉƽƭ 

bitowych w strukturach. 

ME1_U03 
Testy, pytania i 
sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
laboratoryjnych 

EPU2 

tƻǘǊŀŦƛ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀŏ ǎǘǊǳƪǘǳǊť ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀΣ 

ǇƻǘǊŀŦƛ ȊōǳŘƻǿŀŏ ǿ ƧťȊȅƪǳ / ƴƛŜȊŀǿƻŘƴȅ ǇǊƻǎǘȅ 

ǇǊƻƎǊŀƳ ƻōƭƛŎȊŜƴƛƻǿȅΣ ǿǇǊƻǿŀŘȊŀŏ ŘŀƴŜ Ȋ ƪƭŀǿƛŀǘǳǊȅ ƛ 

Ǉƭƛƪƽǿ ƻǊŀȊ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀŏ ǿȅƴƛƪƛ ƴŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜ 

ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ όƳƻƴƛǘƻǊΣ Ǉƭƛƪƛ ŘȅǎƪƻǿŜύ 

ME1_U03 
Testy, pytania i 
sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
laboratoryjnych 

EPU3 

tƻǘǊŀŦƛ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘƻǿŀŏ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ǿ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ 

ƴƛŜȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴȅƳΦ ¦ƳƛŜ ǇƻǎƱǳƎƛǿŀŏ ǎƛť ǇƭŀǘŦƻǊƳŀƳƛ 

programistycznymi dla sprawnego uruchamiania 

ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿ ƧťȊȅƪǳ /Σ ǳƳƛŜ ŘƛŀƎƴƻȊƻǿŀŏ ōƱťŘȅ 

ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƻǊŀȊ ƪƻƴǘǊƻƭƻǿŀŏ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŏ 

ƻōƭƛŎȊŜƵΦ 

ME1_U03 
Testy, pytania i 
sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
laboratoryjnych 

EPU4 

UƳƛŜ ƪƻƳǳƴƛƪƻǿŀŏ ǎƛť Ȋ ƻǘƻŎȊŜƴƛŜƳ Ȋ ǳȍȅŎƛŜƳ 

ǎǇŜŎƧŀƭƛǎǘȅŎȊƴŜƧ ǘŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛƛΣ ƻŎŜƴƛŀŏ ǊƽȍƴŜ 

ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜ ƛ Řȅǎƪǳǘƻǿŀŏ ƻ ƴƛŎƘ. 
EN1_U15 

Testy, pytania i 
sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
laboratoryjnych 

EPK1 

Jest przygotowany do samodzielnej krytycznej oceny 
ǎǿƻƧŜƧ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ƻŘōƛŜǊŀƴȅŎƘ ǘǊŜǏŎƛΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǳȊƴŀǿŀƴƛŀ 
znaczenia wiedzy i ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ ƻǊŀȊ 
ƛƴƴȅŎƘ ƻǎƽō ǿ ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛǳ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ 
poznawczych i praktycznych. 

EN1_K01 

Egzamin 
Testy, pytania i 
sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
laboratoryjnych 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

9. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

10. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

11. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

12. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

5. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego w formie 

pisemnej lub ustnej, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

6. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

3. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

10. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

11. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce (testy). Za kaŨde kolokwium (test) 

moŨna otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest 

r·wnoznaczna z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi 

swojŃ nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez 

prowadzŃcego.  

12. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

13. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

10. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

 

 

 

 

 

 



11. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 

moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Zapoznanie student·w z podstawowymi zasadami konstruowania i kodowania algorytm·w obliczeniowych 

i og·lnymi zasadami niezawodnego programowania. Poznanie Ŝrodowiska programistycznego oraz 

poznanie zasad uruchamiania i testowania oprogramowania (diagnostyka i testowanie ï wykorzystanie 

debugger·w). Poznanie szczeg·ğowych zasad programowania w jňzyku C (z odniesieniami do innych 

jňzyk·w), poznanie roli preprocesingu, zasad arytmetyki wskaŦnikowej, gospodarki pamiňciŃ, instrukcji 

arytmetycznych, logicznych, sterujŃcych, bibliotek. 

Contents of the study programme (short version) 

Familiarizing students with the basic principles of designing and coding computational algorithms and 

general principles of reliable programming. Getting to know the programming environment and getting to 

know the principles of running and testing software (diagnostics and testing - using debuggers). Getting to 

know the detailed rules of programming in C language (with references to other languages), learning the 

role of preprocessing, principles of indicator arithmetic, memory economy, arithmetic, logic and control 

instructions, libraries.. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

½ŀǎŀŘȅ ŀƭƎƻǊȅǘƳƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻōƭŜƳƽǿΥ tƻƧťŎƛŜ ŀƭƎƻǊȅǘƳǳΣ ǇǊȊȅƪƱŀŘƻǿŜ ŀƭƎƻǊȅǘƳȅ ƛ ǎǇƻǎƻōȅ ƛŎƘ 
ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀƴƛŀΦ ½ŀǎŀŘȅ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿŜƧ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿ όŘŀƴŜ ƛ ŀŘǊŜǎȅΣ ǊŜƧŜǎǘǊȅΣ ǊƻȊƪŀȊȅ ƛ ǘǊȅō ƛŎƘ 
ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛŀΣ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜΣ Ǌƻƭŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻύΣ Řane i ich komputerowe 
ǊŜǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧŜΥ ǇƻƧťŎƛŜ ǘȅǇǳ ŘŀƴȅŎƘ ƛ ǎǘŀǘǳǎǳ ǇŀƳƛťŎƛΦ hƎƽƭƴŜ ȊŀǎŀŘȅ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ƛ ǊƻŘȊŀƧŜ ƧťȊȅƪƽǿ 
ŀƭƎƻǊȅǘƳƛŎȊƴȅŎƘΥ ½ŀǎŀŘȅ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƧƛ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿ ǿ ƧťȊȅƪŀŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀΥ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ƛ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ƧťȊȅƪƽǿ ŀƭƎƻǊȅǘƳƛŎȊƴȅŎƘ όǎƱƻǿŀ ƪƭǳŎȊƻǿŜΣ ƻǇŜǊŀǘƻǊȅΣ ƴŀȊǿȅΣ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŜΣ ǇťǘƭŜΣ ŦǳƴƪŎƧŜύΦ ¢Ǌȅō 
ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ƪƻŘǳ ǇǊƻƎǊŀƳǳΣ ƪƻƳǇƛƭŀŎƧŀ ƛ ƱŊŎȊŜƴƛŜΣ Ǉƭƛƪƛ ȋǊƽŘƱƻǿŜΣ ōƛƴŀǊƴŜ ƛ ǿȅƪƻƴȅǿŀƭƴŜΦ 
/ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ƛ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ƧťȊȅƪƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀΦ 9ŘȅŎƧŀ ǿŜǊǎƧƛ ȋǊƽŘƱƻǿŜƧ ς rola stylu 
prograƳƻǿŀƴƛŀΣ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅƪŀ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ǎȅƴǘŀƪǘȅŎȊƴŜƧΣ ŘŜōǳƎƎƛƴƎΣ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ȊŀǎŀŘȅ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴŜƎƻ 
ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀΦ ½ŀǎŀŘȅ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ǿ ƧťȊȅƪǳ /Υ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀ Ǉƭƛƪǳ ȋǊƽŘƱƻǿŜƎƻ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳǳ όŘŜƪƭŀǊŀŎƧŜΣ 
ōƭƻƪƛΣ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŜΣ ȊŀǎƛťƎ ƎƭƻōŀƭƴƻǏŎƛ ƴŀȊǿΣ ƪƻƳŜƴǘŀǊȊŜύΦ 5ŜŦƛƴƛŎƧŜ ƻōƛŜƪǘƽǿ ƧťȊȅƪŀ /Υ ǘȅǇȅ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜΣ 
ǊȊǳǘƻǿŀƴƛŜ ǘȅǇǳΣ ǘȅǇȅ ŘŜŦƛƴƛƻǿŀƴŜΣ ǊƻȊƳƛŀǊ ƻōƛŜƪǘǳΣ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ŘŜƪƭŀǊǳƧŊŎȅŎƘ ƛ ƛŎƘ ƳƛŜƧǎŎŜ ǿ 
ƪƻŘȊƛŜΦ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƻǇŜǊŀŎƧŜ ǇǊŜǇǊƻŎŜǎƻǊŀΣ Ǌƻƭŀ Ǉƭƛƪƽǿ ƴŀƎƱƽǿƪƻǿȅŎƘ ƛ ƛŎƘ ŘƻƱŊŎȊŀƴƛŜΣ ǎǘŀƱŜ ǎȅƳōƻƭƛŎȊƴŜΦ 
hōƛŜƪǘȅ ƧťȊȅƪŀ /Υ ǎǘŀƱŜΣ ȊƳƛŜƴƴŜ ǇǊƻǎǘŜΣ ǘŀōƭƛŎŜΣ ƱŀƵŎǳŎƘȅ ȊƴŀƪƽǿΣ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ŘŀƴȅŎƘΣ ŦǳƴƪŎƧŜΦ ½ƳƛŜƴƴŜ 
ǿǎƪŀȋƴƛƪƻǿŜΣ ƻǇŜǊŀŎƧŜ ƴŀ ǿǎƪŀȋƴƛƪŀŎƘΣ ǿǎƪŀȋƴƛƪƛ ŀ ǘŀōƭƛŎŜΦ hǇŜǊŀǘƻǊȅ ƛ ƪƻƭŜƧƴƻǏŏ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ƻǇŜǊŀŎƧƛΦ 
YƻƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿ ǿ ƧťȊȅƪǳ /Υ ǿȅǊŀȍŜƴƛŀ ŀǊȅǘƳŜǘȅŎȊƴŜΣ ƭƻƎƛŎȊƴŜΣ ōƛǘƻǿŜΣ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ǎǘŜǊǳƧŊŎŜΣ ǇťǘƭŜ 
ς ȊŀƭŜŎŜƴƛŀ ǇǊƻƎǊŀƳƛǎǘȅŎȊƴŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŎƛŊΦ hǇŜǊŀǘƻǊȅ ōƛǘƻǿŜ ƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ 
bitowo-ȊƴŀŎȊŊŎȅŎƘΣ Ǉƻƭŀ ōƛǘƻǿŜ ǎǘǊǳƪǘǳǊΦ CǳƴƪŎƧŜΥ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀƴƛŜ ŘŀƴȅŎƘ Řƻ ŦǳƴƪŎƧƛ ƛ ǿȅƴƛƪƽǿ ŦǳƴƪŎƧƛΣ Ǌƻƭŀ 
prototypu ŦǳƴƪŎƧƛΣ ǿǎƪŀȋƴƛƪƛ Řƻ ŦǳƴƪŎƧƛΣ ŦǳƴƪŎƧŜ ȊŜ ȊƳƛŜƴƴŊ ƭƛǎǘŊ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿΦ wŜƪǳǊŜƴŎƧŀ ƛ ǘȅǇȅ 
ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǊŜƪǳǊŜƴŎȅƧƴȅŎƘΦ aŀƪǊŀΣ ŦǳƴƪŎƧŜ ŀ ƳŀƪǊŀ ς ȊŀƭŜǘȅ ƛ ǿŀŘȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴƛŀ ƳŀƪǊΣ ǇǊȊȅƪƱŀŘȅΦ  
.ƛōƭƛƻǘŜƪƛ ƧťȊȅƪŀ !b{L /Υ hǇŜǊŀŎƧŜ ǿŜƧǏŎƛŀ ƛ ǿȅƧǏŎƛŀΥ ŦǳƴƪŎƧŜ ŎȊȅǘŀƴƛŀ Ȋƴŀƪƽǿ ƛ ƱŀƵŎǳŎƘƽǿ ȊƴŀƪƻǿȅŎƘΣ 
ǎǇŜŎȅŦƛƪŀŎƧŜ ŦƻǊƳŀǘǳΣ ƻǇŜǊŀŎƧŜ ǿŜƧǏŎƛŀκǿȅƧǏŎƛŀ ǿ ǇŀƳƛťŎƛ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƧ ƛ ƴŀ ǇƭƛƪŀŎƘ ŘȅǎƪƻǿȅŎƘ όƪƻƴǿŜǊǎƧŀ 
ŘŀƴȅŎƘΣ Ǉƭƛƪƛ ȊƴŀƪƻǿŜ ƛ ōƛƴŀǊƴŜΣ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŏ ƻǇŜǊŀŎƧƛ ƴŀ ǇƭƛƪŀŎƘύΦ ½ŀǎŀŘȅ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ƛƴǘŜǊŀƪŎƧƛ Ȋ 
ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƛŜƳΥ ƴƛŜȊŀwodne wprowadzanie danych z klawiatury; interfejsy graficzne.  

Laboratorium 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ ƭŀōƻǊŀǘƻǊȅƧƴŜ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ƪƻƳǇƛƭŀǘƻǊ ƧťȊȅƪŀ / Ȋ ǇŀƪƛŜǘǳ v¢ /ǊŜŀǘƻǊΥ  
{ŎƘŜƳŀǘȅ ōƭƻƪƻǿŜ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿΣ ȊŀǇƻȊƴŀƴƛŜ ȊŜ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƛŜƳ ƪƻƳǇƛƭŀǘƻǊŀ v¢ /ǊŜŀǘƻǊΣ ƪƻƳǇƛƭƻǿŀnie i 
ǳǊǳŎƘŀƳƛŀƴƛŜ ǇƛŜǊǿǎȊŜƎƻ ǇǊƻƎǊŀƳǳΦ tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ǿ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ƴƛŜȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴȅƳ όŜŘȅǘƻǊ ǘŜƪǎǘƻǿȅΣ 
ƪƻƳǇƛƭŀǘƻǊΣ ƭƛƴƪŜǊΣ ōǳŘƻǿŀ ƳŀƪǊ ǳƱŀǘǿƛŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻƎǊŀƳǳύΦ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƻǇŜǊŀŎƧŜ ǿ ƧťȊȅƪǳ 



/ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴƛŜƳ ƛ ǿŎȊȅǘȅǿŀƴƛŜƳ ȊƳƛŜƴƴȅŎƘ - ōƛōƭƛƻǘŜƪŀ ǎǘŘƛƻΦƘΦ ½ŀǎŀŘȅ ǳǎǳǿŀƴƛŀ ōƱťŘƽǿ 
ǎȅƴǘŀƪǘȅŎȊƴȅŎƘ ƛ ǘŜǎǘƻǿŀƴƛŀ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ όǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ŘŜōǳƎƎŜǊƽǿύΦ LƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ǿŀǊǳƴƪƻǿŜΣ 
podstawowe operatory logiczne.  
tťǘƭŜ ς ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƧŀ ǇƛŜǊǿǎȊŜƎƻ ŀƭƎƻǊȅǘƳǳ ǿ ƧťȊȅƪǳ /Φ tťǘƭŜ ȊŀƎƴƛŜȍŘȍƻƴŜΦ 
Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe. Sortowanie -  ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ƳŜǘƻŘȅ αŘȊƛŜƭ ƛ ǊȊŊŘȋέΦ 
²ǎƪŀȋƴƛƪƛΦΣ ƱŀƵŎǳŎƘȅ Ȋƴŀƪƽǿ - biblioteka string.h. Funkcje. Rekurencja. Struktury danych. Operacje na 
ǇƭƛƪŀŎƘΦ YƻŘƻǿŀƴƛŜ ōƛǘƻǿŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛΣ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘƻǿȅŎƘ ƳŀƪǊΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

13. N. Wirth: Algorytmy+struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2002. 
14. .Φ ²ΦYŜǊƴƛƎƘŀƴΣ 5ΦaΦwƛǘŎƘƛŜΣ WťȊȅƪ /Σ ²b¢ ²ŀǊǎȊŀǿŀ мффнΤ  
15. .Φ²ΦYŜǊƴƛƎƘŀƴΣ 5ΦaΦwƛǘŎƘƛŜΣ WťȊȅƪ /Σ ²b¢ ²ŀǊǎȊŀǿŀ мффнΣ Τ  
16. K.A.Barklay, ANSI C ς Problem Solving an Programming, Printice Hall, 1990. 
17. D. van Tassel: Praktyka programowania. WNT Warszawa, 1989; 
18. ²Φ5ǳŎƘΥ CŀǎŎȅƴǳƧŊŎȅ Ǐǿƛŀǘ ƪƻƳǇǳǘŜǊƽǿΣ ²ȅŘŀǿƴΦ bŀƪƻƳΣ tƻȊƴŀƵ мффтΦ 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

(30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (6h) + udziağ w 

egzaminie (4 h) 

55 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 26 

Przygotowanie do kolokwi·w i egzaminu 16 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 101 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (55 h) 2,2 

Zajňcia o charakterze praktycznym (51h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 
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SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Metodyka i techniki programowania_I I  

Course / group of courses Methodology and Programming Techniques _II 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_07 Kod Erasmusa 11.3 

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 2 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 2 1 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LI 30 2 1 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr inŨ. Ğukasz Mik 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

ZnajomoŜĺ podstaw komputerowego kodowania i przetwarzania informacji, znajomoŜĺ zasad programowania 

i podstawowa umiejňtnoŜĺ programowania w jňzyku C (zaliczenie pierwszej czňŜci kursu). ZnajomoŜĺ 

zagadnieŒ zawartych w przedmiotach wprowadzajŃcych: Podstawy system·w operacyjnych. Technologia 

informacyjna ; Metodyka i techniki programowania _I. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 

Zna i rozumie zasady niezawodnego programowania 
ƪƻƳǇǳǘŜǊƽǿΣ ǿ ǎǘƻǇƴƛǳ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎȅƳ ǎŀƳƻŘȊƛŜƭƴŜ 
ƻǇŀƴƻǿŀƴƛŜ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴŜƎƻ ƪƻŘƻǿŀƴƛŀ 
ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿ ƴǳƳŜǊȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ǊƽȍƴȅŎƘ ƧťȊȅƪŀŎƘ 
programowania. 

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 



EPW2 
Zna i rozumie uwarunkowania programistyczne 
ȊƱƻȍƻƴƻǏŎƛ ƻōƭƛŎȊŜƴƛƻǿŜƧ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿ ƻǊŀȊ ȊŀǎŀŘȅ 
bitowego kodowania informacji i jej wykorzystania. 

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW3 

Zna zasady i techniki budowania ȊƱƻȍƻƴŜƎƻ 
ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ǿ ƧťȊȅƪǳ / ƻǊŀȊ /ҌҌΣ ƪƻƴǎǘǊǳƻǿŀƴƛŀ 
ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ ǎǘǊǳƪǘǳǊ ŘŀƴȅŎƘΣ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ƻōƭƛŎȊŜƵ 
numerycznych i przetwarzania danych tekstowych. 

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 

EPU1 

tƻǘǊŀŦƛ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀŏ ǎǘǊǳƪǘǳǊť ȊƱƻȍƻƴŜƎƻ 
oprogramowania. PoǘǊŀŦƛ ȊōǳŘƻǿŀŏ ǿ ƧťȊȅƪǳ / 
ƴƛŜȊŀǿƻŘƴȅ ǎȅǎǘŜƳ ƻōƭƛŎȊŜƴƛƻǿȅ Řƻ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƵ 
w mechatronice z wykorzystaniem kompilacji 
ǿŀǊǳƴƪƻǿŜƧ ƛ ǿƱŀǎƴŜƧ ōƛōƭƛƻǘŜƪƛΦ 

ME1_U03 
Testy, pytania i 
sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
laboratoryjnych 

EPU2 

tƻǘǊŀŦƛ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀŏ ǎǘǊǳƪǘǳǊť oprogramowania, 
ǇƻǘǊŀŦƛ ȊōǳŘƻǿŀŏ ǿ ƧťȊȅƪǳ / ƴƛŜȊŀǿƻŘƴȅ ǇǊƻǎǘȅ 
ǇǊƻƎǊŀƳ ƻōƭƛŎȊŜƴƛƻǿȅΣ ǿǇǊƻǿŀŘȊŀŏ ŘŀƴŜ Ȋ ƪƭŀǿƛŀǘǳǊȅ ƛ 
Ǉƭƛƪƽǿ ƻǊŀȊ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀŏ ǿȅƴƛƪƛ ƴŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜ 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ όƳƻƴƛǘƻǊΣ Ǉƭƛƪƛ ŘȅǎƪƻǿŜύ 

ME1_U03 
Testy, pytania i 
sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
laboratoryjnych 

EPU3 

tƻǘǊŀŦƛ ǇǊŀŎƻǿŀŏ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴƛŜ ƛ ǿ zespole nad 
ȊŀŘŀƴƛŜƳ ǇǊƻƎǊŀƳƛǎǘȅŎȊƴȅƳΣ ǳƳƛŜ ƻǎȊŀŎƻǿŀŏ ŎȊŀǎ 
ǇƻǘǊȊŜōƴȅ ƴŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ȊƭŜŎƻƴŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŀΤ ǇƻǘǊŀŦƛ 
ƻǇǊŀŎƻǿŀŏ ƛ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀŏ ƘŀǊƳƻƴƻƎǊŀƳ ǇǊŀŎ 
ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎȅ ŘƻǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ǘŜǊƳƛƴƽǿΦ tƻǘǊŀŦƛ 
zorgaƴƛȊƻǿŀŏ ǇǊŀŎť ǿ ȊŜǎǇƻƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƛǎǘƽǿΦ 

ME1_U16 
Testy, pytania i 
sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
laboratoryjnych 

EPK1 

aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǿŀȍƴƻǏŎƛ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŀ ǿ ǎǇƻǎƽō 
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. 
² ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛΣ Ƴŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ 
ǇǊƻƎǊŀƳƛǎǘȅ Ȋŀ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŏ ƻōƭƛŎȊŜƵ ƛ ȊŀƎǊƻȍŜƵ 
ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅŎƘ Ȋ ōƱťŘƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳǳΦ 

EN1_K04 

Kolokwium zal. 
Testy, pytania i 
sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
laboratoryjnych 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

13. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

14. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

15. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

16. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

7. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

8. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

4. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

14. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

15. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce (testy). Za kaŨde kolokwium (test) 

moŨna otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest 

r·wnoznaczna z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi 

swojŃ nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez 

prowadzŃcego.  

16. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

17. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

12. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

 

 

 

 

 

 



13. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 

moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Utrwalenie najwaŨniejszych zasad niezawodnego programowania w jňzyku C; wdroŨenie umiejňtnoŜci 

zaawansowanego programowania w C (dynamiczne struktury danych); zapoznanie z podstawowymi 

zagadnieniami inŨynierii programowania; zapoznanie z zasadami programowania wielo-paradygmatowego 

na przykğadzie jňzyka C++ . 

Contents of the study programme (short version) 

Consolidation of the most important principles of reliable programming in C; implementation of advanced 

programming skills in C (dynamic data structures); familiarization with the basic problems of programming 

engineering; familiarization with the principles of multi-paradigm programming based on the example of 

the C ++ language. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

½ŀŀǿŀƴǎƻǿŀƴŜ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ǿ ƧťȊȅƪǳ /Υ tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƳƛŜǎȊŀƴŜ - ƱŊŎȊŜƴƛŜ ƪƻŘǳ ƴŀǇƛǎŀƴŜƎƻ ǿ 
ŀǎŜƳōƭŜǊȊŜ Ȋ ƪƻŘŜƳ ƴŀǇƛǎŀƴȅƳ ǿ ƧťȊȅƪǳ /Φ 5ȅƴŀƳƛŎȊƴŀ ŀƭƻƪŀŎƧŀ ǇŀƳƛťŎƛΦ ŀƭƻƪŀŎƧŀ ǇŀƳƛťŎƛ Řƭŀ ȊƱƻȍƻƴȅŎƘ 
ǎǘǊǳƪǘǳǊ ŘŀƴȅŎƘ όǘŀōƭƛŎŜ ǎǘǊǳƪǘǳǊΣ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ȊŀƎƴƛŜȍŘȍƻƴŜύΦ 5ȅƴŀmiczne struktury danych ς listy, stos, 
kolejki, sterty i kolejki priorytetowe, drzewa i ich reprezentacje.  
½ŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ ƛƴȍȅƴƛŜǊƛƛ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀΥ 5ŜƪƻƳǇƻȊȅŎƧŀ ǇǊƻƎǊŀƳǳΥ ŎŜƭƻǿƻǏŏ ƛ ȊŀǎŀŘȅ ǿȅŘȊƛŜƭŀƴƛŀ ŦǳƴƪŎƧƛ 
όȊŀǎŀŘŀ ŘȊƛŜƭ ƛ ǊȊŊŘȋ ǿ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀύΦ 9ƭŀǎǘȅŎȊƴƻǏŏ ƛ ǇǊȊŜƴƻǏƴƻǏŏ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ς 
ƪƻƳǇƛƭŀŎƧŀ ǿŀǊǳƴƪƻǿŀΦ ¢ŜǎǘƻǿŀƴƛŜ ƛ ŀƴŀƭƛȊŀ ǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿΦ  
tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƻōƛŜƪǘƻǿŜΦ ½ŀǎŀŘȅ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ƻōƛŜƪǘƻǿŜƎƻ ǿ ƧťȊȅƪǳ /ҌҌΥ ƪƭŀǎŀ Ƨŀƪƻ ǊƻȊǎȊŜǊȊŜƴƛŜ 
struktury, obiekt, enkapsulacja dziedziczenieΣ ǇƻƭƛƳƻǊŦƛȊƳΦ CǳƴƪŎƧŜ ǎƪƱŀŘƻǿŜΣ ǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŜ ŦǳƴƪŎƧƛ ƛ 
ƻǇŜǊŀǘƻǊƽǿΣ ƪƻƴǎǘǊǳƪǘƻǊȅ ƛ ŘŜǎǘǊǳƪǘƻǊȅΦ {Ȋŀōƭƻƴȅ ƪƭŀǎ ƛ ŦǳƴƪŎƧƛΣ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛŜ ƴŀȊǿ ƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊ ȊŀǎƛťƎǳΣ 
referencje.  

Laboratorium 

LƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƧŀ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿ ǿ ƧťȊȅƪǳ / ƛ /ҌҌ - kodowanie bitowe i wykorzystanie informacji 
ōƛǘƻǿƻ ȊƴŀŎȊŊŎŜƧΤ ǇǊȊŜǎȊǳƪƛǿŀƴƛŜ ƛ ǎƻǊǘƻǿŀƴƛŜ ŘŀƴȅŎƘ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ǎǘǊŀǘŜƎƛƛ αŘȊƛŜƭ ƛ ǊȊŊŘȋέΣ 
ǊŜƪǳǊŜƴŎƧŀΣ ƛƴǘŜǊŦŜƧǎȅ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜ όǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿǎƪŀȋƴƛƪƽǿΣ ǘŀōƭƛŎΣ ǎǘǊǳƪǘǳǊ ŘŀƴȅŎƘΣ ƪƭŀǎΣ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿȅŎƘ 
ŦǳƴƪŎƧŜ ǿŜƧǏŎƛŀ-ǿȅƧǏŎƛŀΣ ŦǳƴƪŎƧƛ ƻǇŜǊǳƧŊŎȅŎƘ ƴŀ ƱŀƵŎǳŎƘŀŎƘύΦ  
Operacje na plikach dyskowych.  
Wykorzystanie preprocesora (kompilacja warunkowa).  
.ǳŘƻǿŀ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ ǎǘǊǳƪǘǳǊ ŘŀƴȅŎƘΦ .ƛōƭƛƻǘŜƪƛ ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƧŊŎŜ ƧťȊȅƪ / ƴǇΦ ƎŜǘƻǇǘΣ ƴŎǳǊǎŜǎΣ ƛƴƴŜΦ !ƴŀƭƛȊŀ 
ǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ŀƭƎƻǊȅǘƳƽǿΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

19. K.A.Barclay, ANSI C ï Problem Solving and Programming, Printice Hall, 1990;  

20. BjarneStroustrup: Jňzyk C++ WNT 2002,  

21. tΦ ²ǊƽōƭŜǿǎƪƛΣ !ƭƎƻǊȅǘƳȅΣ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ŘŀƴȅŎƘ ƛ ǘŜŎƘƴƛƪƛ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀΦ Wyd. Helion, 1997. 
22. S. B. Lippman, J.Lajoie, Podstawy jňzyka C++", WNT Warszawa 2001,  

23. YŀȅǎƘŀǾ5ŀǘǘŀǘǊƛ WťȊȅƪ /ҌҌΦ 9ŦŜƪǘȅǿƴŜ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƻōƛŜƪǘƻǿŜΣ ²ȅŘΦ IŜƭƛƻƴ нллрΦ 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

(30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (6h) + udziağ w 

egzaminie () 

51 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 12 

Przygotowanie do kolokwi·w i egzaminu 8 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 75 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (51 h) 2,0 

Zajňcia o charakterze praktycznym (50h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Nauka o materiağach 

Course / group of courses Basics of Materials Science 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_08 Kod Erasmusa 06.7 

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 2 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 2 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 15 2 2 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr hab. inŨ. Jan Szybka, prof. PWSZ w Tarnowie 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu InŨynierii Materiağ·w 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

ZnajomoŜĺ podstaw fizyki w zakresie wykğadanym na pierwszym semestrze.ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych 

w przedmiotach wprowadzajŃcych: Fizyka,  

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
aŀ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŦƛȊȅƪƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΣ  ǇǊȊŜƳƛŀƴ 
fazowych 

ME1_W02 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW2 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ōǳŘƻǿȅ ƛ 
ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǎǘƻǇƽǿ ƳŜǘŀƭƛΦ 

ME1_W03 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW3 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ŘƻǘȅŎȊŊŎŊ ǎǘŀƭƛ odlewniczych i 
ǎǘƻǇƽǿ ȍŜƭŀȊŀ ƻǊŀȊƻōǊƽōƪƛ ŎƛŜǇƭƴŜƧ ǎǘƻǇƽǿΦ 

ME1_W03 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW4 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ 
ǎǇƛŜƪŀƴȅŎƘ ƛ ŎŜǊŀƳƛŎȊƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ  
polimerowych i kompozytowych. 

ME1_W03 Kolokwium zaliczeniowe 



EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǳƭǘǊŀŘȋǿƛťƪƻǿŊ ƳŜǘƻŘŊ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ  ƳƻŘǳƱ 
Younga  

ME1_U08 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ǇƻƳƛŜǊȊȅŏ ǘǿŀǊŘƻǏŎƛ ƳŜǘŀƭƛ ƳŜǘƻŘŀƳƛΥ  
Brinella,  Vickersa , Rockwella. 

ME1_U08 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ȊƳƛŜǊȊȅŏ ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪƛ ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƭƴƻǏŎƛ 
ƭƛƴƛƻǿŜƧ ƛ ǇǊȊŜǿƻŘƴƻǏŎƛ ŎƛŜǇƭƴŜƧ ƳŜǘŀƭƛ ƻǊŀȊ 
ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ ǘǿƻǊȊȅǿΦ 

ME1_U08 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 

tƻǘǊŀŦƛ ȊŀǇƭŀƴƻǿŀŏ ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ōŀŘŀƴƛŀ  
ǇƻƳƛŀǊƻǿŜΣ  Řƻƪƻƴŀŏ ŀƴŀƭƛȊȅ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽǿ ƛ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŏ 
otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, 
Řƻƪƻƴŀŏ ƛŎƘ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƧƛ ƛ ǿȅŎƛŊƎƴŊŏ ǿƱŀǏŎƛǿŜ 
wnioski. 

ME1_U03 
ME1_U12 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 
OŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭŀ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘȅ ǎƱǳȍŊŎŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ ǎƛŜōƛŜ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ȊŀŘŀƴƛŀ ƻǊŀȊ Ƴŀ 
ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǿŀȍƴƻǏŎƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜƧ ǇǊŀŎȅ. 

ME1_K03 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

17. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

18. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

19. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

20. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

9. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

10. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

5. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

18. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

19. W czasie semestru przeprowadzane jest kolokwium sprawdzajŃce, za kt·re moŨna otrzymaĺ od 0 do 40 

punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna z otrzymaniem zerowej 

liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ nieobecnoŜĺ na kolokwium 

moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

20. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 

maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

21. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

14. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

15. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 



 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawami nauki o materiağach oraz  metodami badaŒ 

wğaŜciwoŜci fizycznych materiağ·w, dziňki kt·rym bňdzie miağ podstawowŃ wiedzň niezbňdnŃ do 

stosowania  r·Ũnych materiağ·w w budowie urzŃdzeŒmechatronicznych. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to acquaint the student with the basics of materials science and methods of testing 

the physical properties of materials, thanks to which he will have the basic knowledge necessary to use 

various materials in the construction of mechatronic devices. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜΦ aŀǘŜǊƛŀ ƛ ƧŜƧ ǎƪƱŀŘƴƛƪƛΦ tƻǿǎǘŀƴƛŜ ƛ ǊƻȊǿƽƧ ƛƴȍȅƴƛŜǊƛƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱƻǿŜƧ 
2. aŀǘŜǊƛŀƱΥ ŘŜŦƛƴƛŎƧŀΣ ǇƻŘȊƛŀƱ ƴŀ ƴŀǘǳǊŀƭƴŜ ƛ ǎȅƴǘŜǘȅŎȊƴŜΣ  ƳŀǘŜǊƛŀƱȅ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜΣ ǘǿƻǊȊȅǿŀ ƳŜǘŀƭƛŎȊƴŜΣ 
3. ǇƻƭƛƳŜǊȅ ƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱȅ ŎŜǊŀƳƛŎȊƴŜΦ  
4. .ǳŘƻǿŀ ŀǘƻƳǳΦ ²ƛŊȊŀƴƛŀ ƳƛťŘȊȅŀǘƻƳƻǿŜ ƛ ƳƛťŘȊȅŎȊŊǎǘŜŎȊƪƻǿŜΦ ¦ƪƱŀŘ aŜƴŘŜƭŜƧŜǿŀΦ  
5.  Struktura krystaliczna metali. Defekty struktur krystalicznych.  
6. .ǳŘƻǿŀ ǎǘƻǇƽǿΦ tǊȊŜƳƛŀƴȅ ŦŀȊƻǿŜΦ ¦ƪƱŀŘȅ ǊƽǿƴƻǿŀƎƛΦ ²ȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ǇǊȊŜƳƛŀƴ ŦŀȊƻǿȅŎƘΦ  
7. !ƴŀƭƛȊŀ ǘŜǊƳƛŎȊƴŀ ǎǘƻǇƽǿ ƳŜǘŀƭƛΦ ²ǇƱȅǿ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƴŀ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǎǘƻǇƽǿΦ ¦ƳŀŎƴƛŀƴƛŜ ƳŜǘŀƭƛ ƛ 
ǎǘƻǇƽǿΦ  

8. ½ǳȍȅŎƛŜ ƛ ŘŜƪƻƘŜȊƧŀ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΦ  
9. {ǘŀƭŜ ƻŘƭŜǿƴƛŎȊŜ ƛ ǎǘƻǇȅ ȍŜƭŀȊŀΦ  
10. hōǊƽōƪŀ ŎƛŜǇƭƴŀ ǎǘƻǇƽǿΦ  
11. hōǊƽōƪŀ ŎƛŜǇƭƴƻ-chemiczna stali.  
12. aŀǘŜǊƛŀƱȅ ǎǇƛŜƪŀƴŜ ƛ ŎŜǊŀƳƛŎȊƴŜΦ  
13. aŀǘŜǊƛŀƱȅ ǇƻƭƛƳŜǊƻǿŜ ƛ ƪƻƳǇƻȊȅǘƻǿŜΦ  
14. aŀǘŜǊƛŀƱȅ Ŝƭektrotechniczne.  Diament, technologia i zastosowania w elektronice.  
15. aŜǘƻŘȅ  ōŀŘŀƵ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ς ƳŜǘŀƭƻƎǊŀŦƛŎȊƴŜ ōŀŘŀƴƛŀ ƳƛƪǊƻǎƪƻǇƻǿŜΣ ǇƻƳƛŀǊ ǘǿŀǊŘƻǏŎƛΣ ōŀŘŀƴƛŀ 
ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŀŘŀƴƛŀ ƪƻǊƻȊȅƧƴŜΦ   

16. Technologia krzemu w zastosowaniach mechatronicznych. 

 Laboratorium 

1. ²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ǊŜȊȅǎǘƻǊƽǿ ƭƛƴƛƻǿȅŎƘ ƛ ƴƛŜƭƛƴƛƻǿȅŎƘΦ 
2. ¦ƭǘǊŀŘȋǿƛťƪƻǿŀ ƳŜǘƻŘŀ ǿȅȊƴŀŎȊŀƴƛŀ ƳƻŘǳƱǳ ¸ƻǳƴƎŀΦ 
3. ¢ǿŀǊŘƻǏŏ ƛ ƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ƪǊǳŎƘŜ ǇťƪŀƴƛŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΦ 
4. Pomiary temperatury. 
5. tƻƳƛŀǊ ŎƛŜǇƱŀ ǿƱŀǏŎƛǿŜƎƻ ŎƛŀƱ ǎǘŀƱȅŎƘΦ 
6. wƻȊǎȊŜǊȊŀƭƴƻǏŏ ƛ ǇǊȊŜǿƻŘƴƻǏŏ ŎƛŜǇƭƴŀ ƳŜǘŀƭƛΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

1. L. DobrzaŒski, Podstawy nauki o materiağach i metaloznawstwo, WNT 2002. 

2. A. Ciszewski, T. Radomski, A. Szummer , Materiağoznawstwo, OW Pol. Warszawskiej, 2009. 

3. Laboratorium z nauki o materiağachò praca zbiorowa pod redakcjŃ J. Lisa skrypt AGH SU 1566, wyd. 

AGH , Krak·w 2000. 

4. Lisica A., Laboratorium z materiağoznawstwa, Politechnika Radomska, 2009. 

5. Technologie diamentowe. Diament w elektronice, OW Pol. Warszawskiej, 2005. 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

15 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (6h) + udziağ 

w egzaminie ( h) 

36 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 23 

Przygotowanie do kolokwi·w, w tym do kolokwium zaliczeniowego 12 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 75 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (36 h) 1,4 

Zajňcia o charakterze praktycznym (39 h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Materiağoznawstwo 

Course / group of courses Materials Science 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_09 Kod Erasmusa 06.7 

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II Semestr 3 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 21 1 3 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 24 2 3 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr hab. inŨ. Jan Szybka, prof. PWSZ w Tarnowie 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu InŨynierii Materiağ·w 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Wymagana jest podstawowa wiedza z chemii i fizyki..ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach 

wprowadzajŃcych: Fizyka; Nauka o materiağach. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 

aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊŜ ǿ zakresie w zakresie 
ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŎƘ stosowanych w 
elektrotechnice, elektronice, automatyce i 
mechatronice 

ME1_W03 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW2 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻŘŘȊƛŀƱȅǿŀƴƛŀ 
ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŎƘ ƴŀ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƴŀǘǳǊŀƭƴŜ ƻǊŀȊ 
ŘƻǎǘǊȊŜƎŀ ǇƻǘǊȊŜōť ƛŎƘ ǇƻǿǘƽǊƴŜƎƻ ǳȍȅŎƛŀ 

ME1_W03 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW3 
Zna metody pomiarowe wyznaczania podstawowych 
ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŎƘ 

ME1_W04 Kolokwium zaliczeniowe 



EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ōŀŘŀƴƛŀ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ 
ƳŜǘŀƭƛ ƴƛŜȍŜƭŀȊƴȅŎƘ  ƛ ƛŎƘ ǎǘƻǇƽǿΦ 

ME1_U08 Kolokwium zaliczeniowe 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ōŀŘŀƴƛŀ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ 
ǘǊȅōƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ όŎƛŜǊƴȅŎƘ ƛ ǏƭƛȊƎƻǿȅŎƘύ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ 
ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΦ 

ME1_U08 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ōŀŘŀƴƛŀ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ 
ƻǇǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ  

ME1_U08 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 

tƻǘǊŀŦƛ ȊŀǇƭŀƴƻǿŀŏ ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ōŀŘŀƴƛŀ  
ǇƻƳƛŀǊƻǿŜΣ  Řƻƪƻƴŀŏ ŀƴŀƭƛȊȅ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽǿ ƛ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŏ 
otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, 
Řƻƪƻƴŀŏ ƛŎƘ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƧƛ ƛ ǿȅŎƛŊƎƴŊŏ ǿƱŀǏŎƛǿŜ ǿƴƛƻǎƪƛΦ 

ME1_U08 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU5 
tƻǘǊŀŦƛ ǎǇƻǊȊŊŘȊƛŏ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧť ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŊ 
z realizacji powierzonego zadania badawczego i 
pomiarowego. 

ME1_U12 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 

KǊȅǘȅŎȊƴƛŜ ƻŎŜƴƛŀ ǎǿƻƧŊ ǿƛŜŘȊť ƛ ƧŜƧ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀΣ ƧŜǎǘ 
Ǝƻǘƽǿ Řƻ ƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ Ȋ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ 
ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ ƻǊŀȊ ƛƴƴȅŎƘ ƻǎƽō  ǿ ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛǳ 
ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ǇƻȊƴŀǿŎȊȅŎƘ ƛ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴȅŎƘ. 

ME1_K01 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK2 
tƻǘǊŀŦƛ ƻƪǊŜǏƭƛŏ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘȅ ƛ ƪƻƭŜƧƴƻǏŏ ŎȊȅƴƴƻǏŎƛ 
wykonywanych w ŎŜƭǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǿȅȊƴŀŎȊƻƴȅŎƘ ȊŀŘŀƵΦ 

ME1_K03 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

21. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

22. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

23. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

24. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

11. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

12. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

6. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

22. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

23. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

24. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

25. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

16. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

17. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 

moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 



TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie student·w z klasyfikacjŃ materiağ·w inŨynierskich stosowanych 

w elektrotechnice, elektronice, automatyce i mechatronice,  ich wğaŜciwoŜciami,  metodami pomiarowymi 

wyznaczania tych wğaŜciwoŜci, technologiami produkcji wybranych materiağ·w oraz przykğadami 

zastosowania w urzŃdzeniach elektrotechnicznych i mechatronicznych. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to familiarize students with the classification of engineering materials used in 

electrical engineering, electronics, automation and mechatronics, their properties, measurement methods for 

determining these properties, production technologies of selected materials and examples of use in 

electrotechnical and mechatronic devices.. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. hƎƽƭƴŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ƛ ǊƻŘȊŀƧŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΥ ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜΦ  aŜǘŀƭŜ ƛ ǎǘƻǇȅ ƳŜǘŀƭƛΦ aŀǘŜǊƛŀƱȅ 
ceramiczne. Polimery i tworzywa sztuczne. Kompozyty; 

2. .ǳŘƻǿŀ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΥ .ǳŘƻǿŀ ŀǘƻƳǳΦ ²ƛŊȊŀƴƛŀ ƳƛťŘȊȅ ŀǘƻƳŀƳƛΦ  YǊȅǎǘŀƭƛŎȊƴŀ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΦ 
wȊŜŎȊȅǿƛǎǘŀ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƪǊȅǎȊǘŀƱƽǿΤ 

3. ²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΥ ²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜΣ  ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ƛ ǳȍȅǘƪƻǿŜΤ 
4. aŜǘŀƭŜ ƛ ǎǘƻǇȅ ƳŜǘŀƭƛΥ ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜΦ ÀŜƭŀȊƻ ƛ ǎǘƻǇȅ ȍŜƭŀȊŀ Ȋ ǿťƎƭŜƳΦ  {ǘŀƭ - ǇƻƧťŎƛŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜΦ 

Staliwo - ǇƻƧťŎƛŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜΦ  ÀŜƭƛǿƻ - ǇƻƧťŎƛŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜΦ aŜǘŀƭŜ ƴƛŜȍŜƭŀȊƴŜ ƛ ƛŎƘ ǎǘƻǇȅΦ aŜǘŀƭŜ 
ƭŜƪƪƛŜ ƛ ƛŎƘ ǎǘƻǇȅΦ aŜǘŀƭŜ ŎƛťȍƪƛŜ ƛ ƛŎƘ ǎǘƻǇȅΤ 

5. aŀǘŜǊƛŀƱȅ ŎŜǊŀƳƛŎȊƴŜΥ ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜΦ /ŜǊŀƳƛƪŀ ǎȊƭŀŎƘŜǘƴŀ ƛ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŀΦ aŀǘŜǊƛŀƱȅ ƻƎƴƛƻǘǊǿŀƱŜ ƛ 
ƛȊƻƭŀŎȅƧƴŜΦ aŀǘŜǊƛŀƱȅ ōǳŘƻǿƭŀƴŜΤ 

6. Polimery i tworzywa sztuczne; Wprowadzenie. Elastomery. Termoplasty (tworzywa termoplastyczne). 
Duroplasty termoutwardzalne. Duroplasty chemoutwardzalne. Tworzywa sztuczne specjalne; 

7. YƻƳǇƻȊȅǘȅΥ ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜΦ aŀǘŜǊƛŀƱȅ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ƴŀ ƻǎƴƻǿť ƪƻƳǇƻȊȅǘƽǿΦ aŀǘŜǊƛŀƱȅ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ƴŀ 
zbrojenie kompƻȊȅǘƽǿΦ YƻƳǇƻȊȅǘȅ Ȋ ƻǎƴƻǿŊ ƳŜǘŀƭƻǿŊΦ YƻƳǇƻȊȅǘȅ ƻ ƻǎƴƻǿƛŜ ǇƻƭƛƳŜǊƻǿŜƧΦ 

Laboratorium 

1. .ŀŘŀƴƛŜ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƳŜǘŀƭƛ ƴƛŜȍŜƭŀȊƴȅŎƘ  ƛ ƛŎƘ ǎǘƻǇƽǿΦ 
2. .ŀŘŀƴƛŀ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ǇƻƭƛƳŜǊƻǿȅŎƘΦ 
3. .ŀŘŀƴƛŀ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǘǊȅōƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ όŎƛŜǊƴȅŎƘ ƛ ǏƭƛȊƎƻǿȅŎƘύΦ 
4. Badanie ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƻǇǘȅŎȊƴȅŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

1. /ƛǎȊŜǿǎƪƛΣ ¢Φ wŀŘƻƳǎƪƛΣ !Φ {ȊǳƳƳŜǊ Σ aŀǘŜǊƛŀƱƻȊƴŀǿǎǘǿƻΣ hŦƛŎȅƴŀ ²ȅŘŀǿƴƛŎȊŀ tƻƭƛǘŜŎƘƴƛƪƛ 
Warszawskiej ISBN: 9788372078049, 2009. 

2. [Φ 5ƻōǊȊŀƵǎƪƛΣ tƻŘǎǘŀǿȅ ƴŀǳƪƛ ƻ ƳŀǘŜǊƛŀƱŀŎƘ ƛ ƳŜǘŀƭƻȊƴŀǿǎǘǿƻΣ ²b¢ нллн 
3. [ŀōƻǊŀǘƻǊƛǳƳ Ȋ ƴŀǳƪƛ ƻ ƳŀǘŜǊƛŀƱŀŎƘέ ǇǊŀŎŀ ȊōƛƻǊƻǿŀ ǇƻŘ ǊŜŘŀƪŎƧŊ WΦ [ƛǎŀ ǎƪǊȅǇǘ !DI {¦ мрссΣ ǿȅŘΦ 
!DI Σ YǊŀƪƽǿ нлллΦ 

4. Ciszewski Andrzej, Radomski Tadeusz, Szummer Andrzej. 
5. Lisica A., Laboratorium z materiağoznawstwa, Politechnika Radomska, 2009. 

6. wȅƳŀǊǎƪƛ ½ΦΥ  aŀǘŜǊƛŀƱƻȊƴŀǿǎǘǿƻ ƛ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘΣ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ tƻƭƛǘŜŎƘƴƛƪƛ 
|ƭŊǎƪƛŜƧΣ нлллΦ 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (21 h.) + laboratorium 

24 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (4h) + udziağ 

w egzaminie ( h) 

49 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 18 

Przygotowanie do kolokwi·w, w tym do kolokwium zaliczeniowego 8 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 2 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 77 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (49 h) 1,9 

Zajňcia o charakterze praktycznym (51h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Grafika inŨynierska i zapis konstrukcj i 

Course / group of courses Engineering Graphics and Construction Records  

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_10 Kod Erasmusa 6.1 

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 1 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 2 1 Egzamin 

Ĺ     

LO 30 3 1 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr hab. inŨ. Jan Szybka, prof. PWSZ w Tarnowie 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

UmiejňtnoŜĺ obsğugi komputera klasy PC w stopniu podstawowym (uruchamianie systemu, tworzenie nowych 

dokument·w i ich zapis we wskazanej przestrzeni dyskowej).ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach 

wprowadzajŃcych:  Podstawy system·w operacyjnych. Technologia informacyjna. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 

Posiada ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴƻǿƻŎȊŜǎƴȅŎƘ 
ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ /!5Σ ǿǎǇƻƳŀƎŀƧŊŎȅŎƘ 
ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛŜ ȊŀŘŀƵ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ 
mechatroniki. 

ME1_W08 Egzamin 

EPW2 
tƻǎƛŀŘŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ŘƻǘȅŎȊŊŎŊ ƴƻǊƳ ƛ ȊŀǎŀŘ 
ǎǘƻǎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ƎǊŀŦƛŎŜ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜƧ ƛ rysunku 
technicznym. 

ME1_W08 Egzamin  



EPW3 
½ƴŀ ȊŀǎŀŘȅ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀƴƛŀ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǿ 
rzutach prosǘƻƪŊǘƴȅŎƘ ƛ ŀƪǎƻƴƻƳŜǘǊȅŎȊƴȅŎƘ 
z ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ ǇǊȊŜƪǊƻƧƽǿ ƛ ǿȅƳƛŀǊƻǿŀƴƛŀΦ 

ME1_W08 Egzamin 

EPW4 

½ƴŀ ȊŀǎŀŘȅ ǘǿƻǊȊŜƴƛŀ Ǌȅǎǳƴƪƽǿ ǿȅƪƻƴŀǿŎȊȅŎƘΣ 
ȊŜǎǘŀǿƛŜƴƛƻǿȅŎƘ ƛ ȊƱƻȍŜƴƛƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ ǇƻǎƛŀŘŀ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ƴŀ ǘŜƳŀǘ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧƛ 
technicznej. 

ME1_W08 Egzamin 

EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŏ ǿ ǊȊǳǘŀŎƘ ǇǊƻǎǘƻƪŊǘƴȅŎƘ ƭǳō 
aksonometrycznych proste elementy techniczne. 

ME1_U01 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ǎǇƻǊȊŊŘȊƛŏ Ǌȅǎǳƴƪƛ ǿȅƪƻƴŀǿŎȊŜ ǎǘƻǎǳƧŊŎ 
ǘŜŎƘƴƛƪť ǇǊȊŜƪǊƻƧƽǿ ƛ ǿȅƳƛŀǊƻǿŀƴƛŜ ƻǊŀȊ ǘǿƻǊȊȅŏ ƛ 
ŎȊȅǘŀŏ Ǌȅǎǳƴƪƛ ȊŜǎǘŀǿƛŜƴƛƻǿŜ ƛ ȊƱƻȍŜƴƛƻǿŜΦ 

ME1_U01 
ME1_U12 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ǇƻǎƱǳƎƛǿŀŏ ǎƛť ǿ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ 
programem do komputerowego wspomagania 
projektowania np. AutoCAD w obszarze grafiki 2D i 3D. 

ME1_U01 
ME1_U06 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 

PƻǘǊŀŦƛ ƻǇǊŀŎƻǿŀŏ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧť ŘƻǘȅŎȊŊŎŊ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ȊŀŘŀƴƛŀ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜƎƻ ƛ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀŏ ǘŜƪǎǘ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎȅ 
ƻƳƽǿƛŜƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǘŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŀΤ ǇƻǘǊŀŦƛ 
ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀŏ ƛ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŏ ƪǊƽǘƪŊ ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧť 
ǇƻǏǿƛťŎƻƴŊ ǿȅƴƛƪƻƳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ȊŀŘŀnia. 

ME1_U12 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 
wƻȊǳƳƛŜ ǇƻǘǊȊŜōť ǳȊǳǇŜƱƴƛŀƴƛŀ ƛ ŀƪǘǳŀƭƛȊƻǿŀƴƛŀ 
ǿƛŜŘȊȅ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ƎǊŀŦƛƪƛ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜƧ ƛ 
komputerowego wspomagania projektowania 

ME1_K01 

Egzamin 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

25. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

26. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

27. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

28. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

13. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu (ustnego lub pisemnego) oraz  

wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

14. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

7. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

26. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

27. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

28. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 

maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

29. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

18. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

19. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 



 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Zasady tworzenia schemat·w i rysunk·w element·w oraz czňŜci konstrukcji maszyn, jak r·wnieŨ rysunk·w 

zğoŨeniowych podzespoğ·w, maszyn i urzŃdzeŒ. Zintegrowane oprogramowanie dla inŨynier·w z grup 

CAD/CAM.(ang..ComputerAidedDesign/ComputerAided Manufacturing). Modelowanie 3D 

element·wkonstrukcyjnychmaszyniurzŃdzeŒautomatyki z wykorzystaniemnowoczesnychprogram·w CAD. 

Contents of the study programme (short version) 

Principles of creating diagrams and drawings of elements and parts of machine construction as well as 

assembly drawings of subassemblies, machines and devices.Integrated software for engineers from CAD / 

CAM groups. (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing). 3D modeling of structural 

elements of machines and automation devices using modern CAD programs. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

DǊŀŦƛƪŀ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪŀ Ƨŀƪƻ ƧťȊȅƪ ƛƴȍȅƴƛŜǊƽǿΦ wƻŘȊŀƧŜ ǊȊǳǘƻǿŀƴƛŀ ς ǊȊǳǘȅ ǇǊƻǎǘƻƪŊǘƴŜ ƛ ŀƪǎƻƴƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜΦ 
¢ŜŎƘƴƛƪŀ ǇǊȊŜƪǊƻƧƽǿǿ Ǌȅǎǳƴƪǳ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅƳ ƛ ǿȅƳƛŀǊƻǿŀƴƛŜόȊŀǎŀŘȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ǿ Ǌȅǎǳƴƪǳ 
technicznym, oznaczanie i kreskowanie przekroju, rodzaje przŜƪǊƻƧƽǿΣ ǇǊȊŜƪǊƻƧŜ ǿ ǊȅǎǳƴƪŀŎƘ 
ȊƱƻȍŜƴƛƻǿȅŎƘύΦ ½ŀǎŀŘȅ Ǌȅǎƻǿŀƴƛŀ ƻǊŀȊ ŎȊȅǘŀƴƛŀ Ǌȅǎǳƴƪƽǿ ǿȅƪƻƴŀǿŎȊȅŎƘ ŎȊťǏŎƛ ƛ ȊƱƻȍŜƴƛƻǿȅŎƘ 
ǇƻŘȊŜǎǇƻƱƽǿΣ ƳŀǎȊȅƴ ƛ ǳǊȊŊŘȊŜƵΦ ¢ƻƭŜǊŀƴŎƧŜ ǿȅƳƛŀǊƽǿΣ ƪǎȊǘŀƱǘǳ ƛ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀΣ ǇŀǎƻǿŀƴƛŀΦ hȊƴŀŎȊŜƴƛŀ 
ǊƻŘȊŀƧǳ ƻōǊƽōƪƛ ƛ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƎŜƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛΦ DǊŀŦƛŎȊƴŜ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƵ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ 
ƳŀǎȊȅƴΦ tƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ǊƻȊƱŊŎȊƴŜ ƛ ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴŜΦ 9ƭŜƳŜƴǘȅ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƳŀǎȊȅƴ ƴŀ ǊȅǎǳƴƪŀŎƘΥ ǿŀƱȅ ƛ ƻǎƛŜΣ 
ǎǇǊȊťƎƱŀ ƛ ƘŀƳǳƭŎŜΣ ǇǊȊŜƪƱŀŘƴƛŜ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜΦ {ŎƘŜƳŀǘȅ ƛ Ǌȅǎǳƴƪƛ ȊƱƻȍŜƴƛƻǿŜΦ  
Zastosowanie grafiki komputerowej do tworzenia dokumentacji technicznej. Schematyzacja w grafice 
ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜƧΦ CƻǊƳȅ ȊŀǇƛǎǳ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ς rysunki szkoleniowe, ofertowe i katalogowe, fotograficzny zapis 
konstrukcji. Wprowadzanie zmian na rysunkach technicznych. Zapis konstrukcji w elektrotechnice i 
elektronice. 
tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎǘǊǳƻǿŀƴƛŀΦ tǊȊŜƎƭŊŘ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ 
ǿǎǇƻƳŀƎŀƧŊŎŜƎƻ ǇǊŀŎŜ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜ ό/!5Σ /!aύΦ DǊŀŦƛƪŀ ǿŜƪǘƻǊƻǿŀ ƛ ǊŀǎǘǊƻǿŀΦ aƻŘŜƭŜ н5Σ нΣр5Σ о5ΦΦ   

Laboratorium cz.I 

tƛŜǊǿǎȊŀ ŎȊťǏŏ laboratorium ma za zadanie zapoznanie z programem AutoCAD (15 godz.).   

1. ¦ǊǳŎƘŀƳƛŀƴƛŜ !ǳǘƻ/!5ŀΣ 9ƪǊŀƴΣ tǊȊŜǎǘǊȊŜƵΣ WŜŘƴƻǎǘƪƛΣ DǊŀƴƛŎŜΣ ¢ǿƻǊȊŜƴƛŜ ƴƻǿŜƎƻ ǊȅǎǳƴƪǳΤ hǘǿŀǊŎƛŜ 
ǊȅǎǳƴƪǳΤ ½ŀǇƛǎ Ǌȅǎǳƴƪǳ ƴŀ ŘȅǎƪǳΤ ½ŀƳƪƴƛťŎƛŜ ǊȅǎǳƴƪǳΤ YƻƴƛŜŎ ǇǊŀŎȅΤ 

2. Sterowanie warstwamiΤ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƻōƛŜƪǘȅ !ǳǘƻ/!5Τ YƻǇƛƻǿŀƴƛŜ ƻōƛŜƪǘƽǿ ƛ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿΤ hōǊƽōƪŀ 
ƻōƛŜƪǘƽǿΦ 9ŘȅǘƻǿŀƴƛŜ ƻōƛŜƪǘƽǿΤ aƛŜǊȊŜƴƛŜ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ƛ ƪŊǘƽǿΤ ²ǎǘŀǿƛŀƴƛŜ ƛ ŜŘȅŎƧŀ ǘŜƪǎǘǳΤ ¢ǿƻǊȊŜƴƛŜ 
ǿȅƳƛŀǊƽǿΤ 

3. ¢ǿƻǊȊŜƴƛŜ ōƭƻƪƽǿ ƛ ƛŎƘ ǿǎǘŀǿƛŀƴƛŜ Řƻ ǊȅǎǳƴƪǳΤ ²ȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴƛŜ ŀǊƪǳǎȊȅ ǇǊȊŜǎǘrzeni, modelu i 
papieru; Widoki ortogonalne; Orbita swobodna i ograniczona;  

4. aƻŘŜƭƻǿŀƴƛŜ ǎȊƪƛŜƭŜǘƻǿŜΣ ǏŎƛŀƴƪƻǿŜ ƛ ōǊȅƱƻǿŜΤ 9ƭŜƳŜƴǘȅ ǇƱŀǎƪƛŜ ǿ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛΤ tƻȊƛƻƳ ƛ ǿȅǎƻƪƻǏŏ 
ǇƻƎǊǳōƛŜƴƛŀΤ ½Ƴƛŀƴŀ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ ƻōƛŜƪǘƽǿ ǿ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛΩ {Ȋȅƪ о5Τ 

5. .ǊȅƱȅ ǇǊƻǎǘŜΤ .ǊȅƱȅ ȊƱƻȍƻƴŜΤ tǊȊŜƪǊƽƧΤ tǊȊŜŎƛťŎƛŜΤ ¢ǿƻǊȊŜƴƛŜ ƛ ƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ Ȋ ǊȊǳǘƴƛΤ 
6. wȊǳǘƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻǎǘƻƪŊǘƴŜ ς ǊȊǳǘȅ ǇǊƻǎǘȅŎƘΣ ǇƱŀǎȊŎȊȅȊƴΣ ǿƛŜƭƻǏŎƛŀƴƽǿ ƛ ōǊȅƱΤ ½ŀǎŀŘȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ƻǊŀȊ 
ȊƴƻǊƳŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ Ǌȅǎǳƴƪƽǿ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘΦ 

5ǊǳƎŀ ŎȊťǏŏ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛǳƳ Ƴŀ Ȋŀ ȊŀŘŀƴƛŜ ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ  Ǌȅǎǳƴƪƽǿ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǇƻŘȊŜǎǇƻƱƽǿ ƛ 
maszyn (15 godz.)  

Laboratorium cz. II 

7. Rysunki wykonawcze ς ȊŀǎŀŘȅ ŘƻōƻǊǳ ǊȊǳǘƽǿΣ ǿȅƳƛŀǊƻǿŀƴƛŜΤ  
8. tǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀƴƛŜ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ǿƛŘƻƪƽǿΣ ǇǊȊŜƪǊƻƧƽǿΣ ƪƱŀŘƽǿΤ 
9. Rysunki zƱƻȍŜƴƛƻǿŜ ƛ ȊŜǎǘŀǿƛŜƴƛƻǿŜΤ  
10. DǊŀŦƛŎȊƴŜ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƵ ǊƻȊƱŊŎȊƴȅŎƘ ƛ ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴȅŎƘΤΦ  
11. hǎƛŜΣ ǎǇǊȊťƎƱŀ ƛ ƘŀƳǳƭŎŜΤ 



12. tǊȊŜƪƱŀŘƴƛŜ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜΤ 
13. {ŎƘŜƳŀǘȅ ƛ Ǌȅǎǳƴƪƛ ȊƱƻȍŜƴƛƻǿŜΤ 
14. Zapis konstrukcji w elektrotechnice i elektronice. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

24. J. Czepiel ς !ǳǘƻ/!5Φ 0ǿƛŎȊŜƴƛŀ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜ о5Φ ²ȅŘΦ tƻƭƛǘŜŎƘƴƛƪƛ |ƭŊǎƪƛŜƧΣ DƭƛǿƛŎŜ нлмн 
25. DΦ ²ƻƧƴŀǊΣ tΦ /ȊŜŎƘΣ tΦ CƻƭťƎŀ ς YƻƳǇǳǘŜǊƻǿȅ ȊŀǇƛǎ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ǿ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛ ǘǊƽƧǿȅƳƛŀǊƻǿŜƧ Ȋ 

wykorzystaniem programu AutoCAD. Wyd. PolitecƘƴƛƪƛ |ƭŊǎƪƛŜƧΣ DƭƛǿƛŎŜ нлмнΦ 
26. ¢ŀŘŜǳǎȊ 5ƻōǊȊŀƵǎƪƛΥ wȅǎǳƴŜƪ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅ ƳŀǎȊȅƴƻǿȅΦ ²b¢Σ ²ŀǊǎȊŀǿŀ нлмлΦ 
27. YŀȊƛƳƛŜǊȊ {ǳƧŜŎƪƛΣ WŀŘǿƛƎŀ .ǳǊƪƛŜǿƛŎȊΥ ½ŀǇƛǎ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƛ ƎǊŀŦƛƪŀ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪŀΦ 
²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿŀ !DIΣ YǊŀƪƽǿ нллфΦ 

28. K. Paprocki: Zasady zapisu konstrukcji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000. 

29. Andrzej PikoŒ: AutoCAD 2011 PL: pierwsze kroki, Helion, Gliwice 2011. 

30. Jan Burcan: Podstawy rysunku technicznego, WNT, Warszawa 2006. 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + laboratorium 

(30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (6h) + udziağ 

w egzaminie (4 h) 

70 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 32 

Przygotowanie do kolokwi·w, egzaminu 20 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 126 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (70 h) 2,8 

Zajňcia o charakterze praktycznym (75h) 3,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Podstawy metrologii 

Course / group of courses Basics of Metrology 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_11 Kod Erasmusa 06.2 

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 1 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 2 1 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 30 2 1 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Student rozpoczynajŃcy zajňcia powinien znaĺ podstawy analizy matematycznej i rachunku 

prawdopodobieŒstwa oraz znaĺ podstawowe zjawiska fizyczne wystňpujŃce w obiektach pomiaru oraz umieĺ 

opisywaĺ w spos·b analityczny proste obwody elektryczne.ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach 

wprowadzajŃcych: Analiza matematyczna. Fizyka. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
Zna podstawowe ǇƻƧťŎƛŀ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ǿ metrologii, 
wzorce, obiekty i metody pomiaru oraz rozumie ich 
ǿȊŀƧŜƳƴŜ ȊǿƛŊȊƪƛΦ 

ME1_W04 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW2 
wƻȊǳƳƛŜ ȊŀǎŀŘȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ǇƻƳƛŀǊƽǿ ƛ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƧƛ 
ƛŎƘ ǿȅƴƛƪƽǿ ǿǊŀȊ Ȋ ƻōƭƛŎȊŀƴƛŜƳ ƛŎƘ ōƱťŘƽǿ ƻǊŀȊ 
szacowaniem ƴƛŜǇŜǿƴƻǏŎƛΦ 

ME1_W04 Kolokwium zaliczeniowe 



EPW3 

aŀ ǿƛŜŘȊť ƻ ōǳŘƻǿƛŜ ƛ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀŎƘ ǇǊȊȅǊȊŊŘƽǿ 
ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ƴŀǇƛťŎƛŀΣ ŎȊŀǎǳ ƛ 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛΣ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ w[/ ƻǊŀȊ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ 
ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅŎƘΦ 

ME1_W04 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW4 
Ma ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǇƻƳƛŀǊƽǿ ǇǊȊȅ 
pomocy oscyloskopu 

ME1_W04 Kolokwium zaliczeniowe 

EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ŘƻōǊŀŏ ǇǊȊȅǊȊŊŘȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ  ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ 
ǇƻƳƛŀǊȅ ƴŀǇƛťŎƛŀΣ ŎȊŀǎǳ ƛ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ ƻǊŀȊ 
ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ w[/Φ 

ME1_U08 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ  ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇƻƳƛŀǊȅ ƴŀǇƛťŎƛŀΣ ŎȊŀǎǳ ƛ 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ ƴŀ ƻǎŎȅƭƻǎƪƻǇƛŜ 

ME1_U08 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ȊƛƴǘŜǊǇǊŜǘƻǿŀŏ ǿȅƴƛƪƛ ǇƻƳƛŀǊƽǿ ǿǊŀȊ Ȋ 
ƻōƭƛŎȊŜƴƛŜƳ ƛŎƘ ōƱťŘƽǿ ƛ ƻǎȊŀŎƻǿŀƴƛŜƳ ƴƛŜǇŜǿƴƻǏŎƛΦ 

ME1_U01 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 
PƻǘǊŀŦƛ ǇǊŀŎƻǿŀŏ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴƛŜ ƛ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎƻǿŀŏ  
ǿ ȊŜǎǇƻƭŜΤ ǳƳƛŜ ƻǎȊŀŎƻǿŀŏ ŎȊŀǎ ǇƻǘǊȊŜōƴȅ ƴŀ 
ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ȊƭŜŎƻƴŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŀ. 

ME1_U16 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 

KǊȅǘȅŎȊƴƛŜ ƻŎŜƴƛŀ ǎǿƻƧŊ ǿƛŜŘȊť ƛ ƧŜƧ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀΣ ƧŜǎǘ 
Ǝƻǘƽǿ Řƻ ƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ Ȋ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ 
ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ ƻǊŀȊ ƛƴƴȅŎƘ ƻǎƽō  ǿ ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛǳ 
ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ǇƻȊƴŀǿŎȊȅŎƘ ƛ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴȅŎƘ. 

ME1_K01 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

29. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

30. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

31. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

32. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

15. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

16. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

8. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

30. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

31. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

32. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

33. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

20. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

21. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 

moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 



 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Pomiar podstawowych  wielkoŜci elektrycznych i mechanicznych, posğugiwanie siň standardowymi 

przyrzŃdami pomiarowymi analogowymi i cyfrowymi oraz poznanie zasad ich dziağania. Poznanie zasad  

opracowania wynik·w pomiar·w wielkoŜci elektrycznych, rodzaj·w niepewnoŜci pomiarowych, sposob·w 

ich wyznaczania i wyraŨania, a takŨe uksztağtowanie podstawowych umiejňtnoŜci wsp·ğpracy w grupie. 

Contents of the study programme (short version) 

Measurement of basic electrical and mechanical quantities, using of standard analog and digital measuring 

instruments and learning the rules of their operation. Understanding the principles of  elaborating the 

measurements results of electrical quantities, types of measurement uncertainties, methods of their 

determination and expression, as well as shaping the basic skills of cooperation in the group. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀ ƳŜǘǊƻƭƻƎƛƛΦ .ƱťŘȅ ǇƻƳƛŀǊƽǿΣ ōƱŊŘ ōŜȊǿȊƎƭťŘƴȅ ƛ ǿȊƎƭťŘƴȅΣ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ōƱťŘƽǿ 
ǿƎ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ǎǘŀǘȅǎǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǿŀǊǳƴƪƛ ǇƻƳƛŀǊǳΦ  

2. 5ƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ǇǊȊȅǊȊŊŘƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘΣ ōƱŊŘ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴȅ ǇǊȊȅǊȊŊŘǳ ƛ ǎǇƻǎƻōȅ ƧŜƎƻ ǿȅǊŀȍŀƴƛŀΣ 
ƻŘŘȊƛŀƱȅǿŀƴƛŜ ǇǊȊȅǊȊŊŘǳ ƴŀ ǿƛŜƭƪƻǏŏ ƳƛŜǊȊƻƴŊΦ bƛŜǇŜǿƴƻǏŏ ǿȅƴƛƪƽǿ ǇƻƳƛŀǊƽǿΥΦ 

3. hƎƽƭƴŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ǇǊȊȅǊȊŊŘƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘΥ ǎŎƘŜƳŀǘ ōƭƻƪƻǿȅΣ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ ƛ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜ 
charŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ǇǊȊȅǊȊŊŘƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘΦ Φ 

4. tƻƳƛŀǊ ƴŀǇƛťŎƛŀΥ ǿȊƻǊŎŜ ƴŀǇƛťŎƛŀΣ ȊƧŀǿƛǎƪƻ WƻǎŜǇƘǎƻƴŀΣ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ Ŏκŀ ƛ ŀκŎΣ 
ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ƛ ōƱťŘȅ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ Ŏκŀ ƛ ŀκŎΣ ƪǊȅǘŜǊƛǳƳ bȅǉǳƛǎǘŀΣ ȊƧŀǿƛǎƪƻ ŀƭƛŀǎƛƴƎǳΦ tƻƳƛŀǊ 
ƴŀǇƛťŎƛŀ ȊƳƛŜƴƴŜƎƻΥ ƳƛŀǊȅ ƻƪǊŜǎƻǿŜƎƻ ƴŀǇƛťŎƛŀ ǇǊȊŜƳƛŜƴƴŜƎƻΣ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƛ ƴŀǇƛťŎƛŀ ȊƳƛŜƴƴŜƎƻ ƴŀ 
ƴŀǇƛťŎƛŜ ǎǘŀƱŜΦ 

5. tƻƳƛŀǊ ŎȊŀǎǳ ƛ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛΥ ǎŜƪǳƴŘŀΣ ǿȊƻǊŎŜ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛΣ ȊŜƎŀǊ ŀǘƻƳƻǿȅΣ ŎȊťǎǘƻǏŎƛƻƳƛŜǊȊ ƛ 
ŎȊŀǎƻƳƛŜǊȊ ŎȅŦǊƻǿȅΣ ōƱŊŘ ȊƭƛŎȊŀƴƛŀΣ ōƱŊŘ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴȅ Řƭŀ ŦǳƴƪŎƧƛ ǇƻƳƛŀǊǳ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ ƛ ƻƪǊŜǎǳ 

6. hǎŎȅƭƻǎƪƻǇȅ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜΥ ƻǎŎȅƭƻǎƪƻǇ ŀƴŀƭƻƎƻǿȅΣ ƻǎŎȅƭƻǎƪƻǇ ŎȅŦǊƻǿȅΣ ǇǊƽōƪƻǿŀƴƛŜ  ǎǘǊƻōƻǎƪƻǇƻǿŜΦ 
7. tƻƳƛŀǊȅ ǎƪƱŀŘƻǿȅŎƘ ƛƳǇŜŘŀƴŎƧƛ w[/Υ ǿȊƻǊŎŜ ǊŜȊȅǎǘŀƴŎƧƛΣ ȊƧŀǿƛǎƪƻ IŀƭƭŀΣ ǳƪƱŀŘȅ ƳƻǎǘƪƻǿŜΣ ƳƻǎǘŜƪ 
²ƘŜŀǎǘƻƴŜΩŀΣ Ƴƻǎǘƪƛ ǇǊŊŘǳ ǇǊȊŜƳƛŜƴƴŜƎƻΣ ŎȅŦǊƻǿȅ ǇƻƳƛŀǊ ǎƪƱŀŘƻǿȅŎƘ w[/Φ 

8. tƻƳƛŀǊȅ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅŎƘ 

Laboratorium 

1. Programowany generator funkcyjny; 
2. tƻƳƛŀǊȅ ƴŀǇƛťŎƛŀ ƛ ǇǊŊŘǳ ǎǘŀƱŜƎƻΩ aǳƭǘƛƳŜǘǊȅ ŎȅŦǊƻǿŜΤ 
3. tƻƳƛŀǊȅ ǎƪƱŀŘƻǿȅŎƘ ƛƳǇŜŘŀƴŎƧƛ w[/Τ ¦ƪƱŀŘȅ ƳƻǎǘƪƻǿŜΣ ƳƻǎǘŜƪ ²ƘŜŀǎǘƻƴŜ Τ ²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ 
ƳǳƭǘƛƳŜǘǊƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǎƪƱŀŘƻǿȅŎƘ ƛƳǇŜŘŀƴŎƧƛΤ 

4. tƻƳƛŀǊȅ ƴŀǇƛťŏ ǇǊȊŜƳƛŜƴƴȅŎƘΤ 
5. tƻƳƛŀǊ ŎȊŀǎǳ ƛ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ  
6. Pomiary energii elektrycznej i mocy; 
7. Pomiary przy pomocy oscyloskopu; 
8. Badanie przetwornika  cyfrowo ς analogowego; 
9. Badanie przetwornika analogowo ς cyfrowego; 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

31. [ƛǎƻǿǎƪƛ aΦΥ αtƻŘǎǘŀǿȅ ƳŜǘǊƻƭƻƎƛƛέΣ hŦƛŎȅƴŀ ²ȅŘŀǿƴƛŎȊŀ tƻƭƛǘŜŎƘƴƛƪƛ ²ǊƻŎƱŀǿǎƪƛŜƧΣ ²ǊƻŎƱŀǿ нлммΦ 
32. ½ŀǘƻǊǎƪƛ !ΦΣ {Ǌƻƪŀ wΦ Υ tƻŘǎǘŀǿȅ ƳŜǘǊƻƭƻƎƛƛ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƧΣ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ !DIΣ YǊŀƪƽǿΣ 2011. 
33. ¢ǳƳŀƵǎƪƛ {ΦΥ α¢ŜŎƘƴƛƪŀ tƻƳƛŀǊƻǿŀέΣ ²b¢Σ ²ŀǊǎȊŀǿŀ нллтΦ 
34. ¢ŀȅƭƻǊ WΦΥ α²ǎǘťǇ Řƻ ŀƴŀƭƛȊȅ ōƱťŘǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻέΣ ²ȅŘΦ bŀǳƪƻǿŜ t²bΣ ²ŀǊǎȊŀǿŀ мффрΦ 
35. Chwaleba A., PoniŒski M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2003. 

36. ¢ǳƳŀƵǎƪƛ {ΦΥ ¢ŜŎƘƴƛƪŀ ǇƻƳƛŀrowa, WNT, Warszawa, 2007. 

 

 



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

(30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (6h) + udziağ 

w kolokwium zaliczeniowym (4 h) 

55 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 24 

Przygotowanie do kolokwi·w  18 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 3 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 100 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (55 h) 2,2 

Zajňcia o charakterze praktycznym (50 h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Mechanika techniczna 

Course / group of courses Technical Mechanics 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_12 Kod Erasmusa 06.1 

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 2 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 2 2 Egzamin 

Ĺ 15 2 2 zaliczenie z ocenŃ 

LO 30 2 2 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr hab. inŨ. Jan Szybka, prof. PWSZ w Tarnowie 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Zakğada siň, Ũe przed rozpoczňciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie  w zakresie 

fizyki ciağa stağego i materiağoznawstwa niezbňdnŃ do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych 

wystňpujŃcych w procesach technologicznych wytwarzania czňŜci maszyn. ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych 

w przedmiotach wprowadzajŃcych: Fizyka, Nauka o materiağach, Materiağoznawstwo. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 

aŀ ǳǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ 
technik wytwarzania do ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ 
ƳŀǎȊȅƴ ƻǊŀȊ Ȋƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿȅ ǘŜƻǊŜǘȅŎȊƴŜ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ 
stosowanych technologii. 

ME1_W03 
Egzamin 



EPW2 

aŀ ǳǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ 
ǎǘƻǎƻǿŀƴȅŎƘ Řƻ ǿȅǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƳŀǎȊȅƴΣ 
ƻǊƛŜƴǘǳƧŜ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ ǿ ƻōŜŎƴȅƳ ǎǘŀƴƛŜ ƛ trendach 
rozwojowych budowy maszyn. 

ME1_W03 
Egzamin 

EPW3 
aŀ ǳǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻōǊƽōƪƛ 
ǿƛƽǊƻǿŜƧ ƛ ōŜȊǿƛƽǊƻǿŜƧ Řƻ  ǿȅǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ƛ 
ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƳŀǎȊȅƴ . 

ME1_W03 
Egzamin 

EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇǊƻǎǘŜ  ōŀŘŀƴƛŀ 
ǇƻƱŊŎȊŜƵ ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴȅŎƘΥ  ƪƭŜƧƻƴȅŎƘΣ ƴƛǘƻǿŀƴȅŎƘ ƛ 
ǏǊǳōƻǿȅŎƘΦ 

ME1_U04ME1_U05 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ƴŀƧǇǊƻǎǘǎȊŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ǎǇŀǿŀƴŜ 
ƳŜǘŀƭƛ ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇǊƽōȅ ƱŀƳŀƴƛŀ ƭǳō zginania 
ǘȅŎƘ ǇƻƱŊŎȊŜƵΦ   

ME1_U04ME1_U05 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ǎŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊƻǿŀŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇǊƻŎŜǎȅ 
ǎǇŀǿŀƴƛŀ ƳŜǘŀƭƛ  ƛ ƻōǊƽōƪƛ ŜǊƻȊȅƧƴŜƧΦ 

ME1_U04ME1_U05 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 

WȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŜ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ȊŘƻōȅǘŜ ǿ 
ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ȊŀƧƳǳƧŊŎȅƳ ǎƛť ȊŀǿƻŘƻǿƻ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛŊ 
ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪŊ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵΣ 
ƻōƛŜƪǘƽǿ ƛ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ ǘȅǇƻǿȅŎh dla 
mechatroniki. 

ME1_U10 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 

aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŀ ǿ ǎǇƻǎƽō 
ǇǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴȅ ƛ ǇƻƴƻǎȊŜƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ 
ǿƱŀǎƴŊ ǇǊŀŎť ƴŀ ƻōǊŀōƛŀǊƪŀŎƘ Řƻ ƻōǊƽōƪƛ 
ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳ όƻōǊƽōƪƛ ǿƛƽǊƻǿŜƧ) 

ME1_K04 

Egzamin, 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia audytoryjne:rozwiŃzywanie reprezentatywnych przykğad·w ilustrujŃcych wyğoŨony materiağ na 

wykğadach. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

33. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

34. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

35. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

36. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

17. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego w formie 

pisemnej lub ustnej, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

18. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴe 

²ŀǊǳƴƪƛŜƳ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƧŜǎǘ ǳȊȅǎƪŀƴƛŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅŎƘ ƻŎŜƴ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŏǿƛŎȊŜƵ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴȅŎƘ ǿ ǇƭŀƴƛŜ ȊŀƧťŏ 
ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ƧŜƎƻ ǇƻǎǘťǇƽǿΣ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ƛ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ǿ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƻǊŀȊ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƧŜǎǘ ƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅ 
8. hōŜŎƴƻǏŎƛΥ 

- hōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƧŜǎǘ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿŀΦ 

- 5ƻȊǿƻƭƻƴŜ ǎŊ ŘǿƛŜ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ ǿ ŎƛŊƎǳ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- ½ǿƻƭƴƛŜƴƛŀ ƭŜƪŀǊǎƪƛŜ ǎŊ ǊŜǎǇŜƪǘƻǿŀƴŜ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ƴŀ ƴŀǎǘťǇƴȅŎƘ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ Ǉƻ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛΦ 

- YŀȍŘŀ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŀ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ǇƻǿȅȍŜƧ ŘǊǳƎƛŜƧΣ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ ǿȅƳƛŀǊȊŜ олƘκǎŜƳŜǎǘǊ ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť 
ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǇƽƱ ǎǘƻǇƴƛŀΣ ŀ ǇƻǿȅȍŜƧ ƧŜŘƴŜƧ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜƧ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ 
ǿȅƳƛŀǊȊŜ мрƘκǎŜƳŜǎǘǊ ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǎǘƻǇƛŜƵΦ 

9. Kolokwia. 

- ² ŎȊŀǎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ƻŘōťŘŊ ǎƛť ǘǊȊȅ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ǿƎ ƘŀǊƳƻnogramu: I ς  po 33% liczby h/semestr, II ς po 66% 
liczby h/semestr, III ς  po 100% liczby h/semestr. 

- ½ŀ ƪŀȍŘŜ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ Ƴƻȍƴŀ ƻǘǊȊȅƳŀŏ ƻŘ л Řƻ ¢ Ґ млл ǇǳƴƪǘƽǿΦ  

- bƛŜȊŀƭƛŎȊƻƴŜ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ƴƛŜ ōťŘŊ ǇƻǇǊŀǿƛŀƴŜ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- bƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŀ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƻȊƴŀŎȊƴŀ Ȋ ƻǘǊȊȅƳŀƴƛŜƳ ȊŜǊƻǿŜƧ ƭƛŎȊōȅ  Ǉǳƴƪǘƽǿ 
z tego kolokwium.  

- {ǘǳŘŜƴǘΣ ƪǘƽǊȅ ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛ ǎǿƻƧŊ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƳƻȍŜ ƧŜ Ǉƛǎŀŏ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ ǇƽȋƴƛŜƧǎȊȅƳΣ 
ǇƻŘŀƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŜƎƻΦ 

10. ² ŎȊŀǎƛŜ ƪŀȍŘȅŎƘ ȊŀƧťŏ ǎǘǳŘŜƴǘ ƳƻȍŜ ƻǘǊȊȅƳŀŏΥ 

- Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ŀƪǘȅǿƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ 

-  od -р Řƻ Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ Řƻ ȊŀƧťŏ ƻǊŀȊ ȊŀŘŀƴƛŀ ŘƻƳƻǿŜΦ 
11. tƻŘ ƪƻƴƛŜŎ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ǎǳƳǳƧŜƳȅ ǳȊȅǎƪŀƴŜ Ǉǳƴƪǘȅ ȊŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό!ύ ƻǊŀȊ ōƛŜǊȊŜƳȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ 
ƳƻȍƭƛǿŊ Řƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ƭƛŎȊōť Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό¢ύΦ 

      Liczymy: R = (A / T) x 100% 

 

 

 

 



12. ½ŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ƻōƭƛŎȊƻƴŜƎƻ w ǿȅȊƴŀŎȊŀƳȅ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ όh/ύΥ 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  
R < 50%                niedostateczny (2,0)  

13. aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƭƛŎȊōŀ Ǉǳƴƪǘƽǿ Řƻ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ǘƻ мсл Ǉǳƴƪǘƽǿ ς ocena dostateczna, (3,0); 320 
Ǉǳƴƪǘƽǿ ƭǳō ǿƛťŎŜƧΣ ŘŀƧŜ ƻŎŜƴť ōŀǊŘȊƻ ŘƻōǊŊ όрΣлύΦ  

Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ moŨe w czasie sesji 

dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie wiňcej niŨ trzy nieusprawiedliwione 

nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych 

moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed 

kolejnym terminem poprawkowym. 

Laboratorium 

9. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

34. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

35. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

36. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 

maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

37. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

22. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

23. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Podstawowe pojňcia mechaniki. Zasady statyki. Kinematyka punktu materialnego. Dynamika punktu 

materialnego.Statyka pğyn·w. Elementy kinematyki pğyn·w..Dynamika gaz·w. 

Contents of the study programme (short version) 

Basic concepts of mechanics. Principles of statics. Kinematics of a material point. The dynamics of a 

material point. Statics of liquids. Elements of fluid kinematics. Dynamics of gases. 

 



TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛƪƛΦ ½ŀǎŀŘȅ ǎǘŀǘȅƪƛΦ tƻŘǎǘŀǿȅ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ǳƪƱŀŘƽǿ ǎƛƱΣ ǊŜŘǳƪŎƧŀ ŘƻǿƻƭƴŜƎƻ ǳƪƱŀŘǳ 
ǎƛƱΦ wƽǿƴƻǿŀƎŀ ǳƪƱŀŘƽǿ ǇƱŀǎƪƛŎƘ ƛ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƴȅŎƘ ς wyznaczaƴƛŜ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ǇƻŘǇƻǊƻǿȅŎƘΦ !ƴŀƭƛȊŀ 
ǎǘŀǘȅŎȊƴŀ ȊƱƻȍƻƴȅŎƘ ǳƪƱŀŘƽǿ ŎƛŀƱ ǎȊǘȅǿƴȅŎƘ ς Ʊǳƪƽǿ ǘǊƽƧǇǊȊŜƎǳōƻǿȅŎƘΣ ōŜƭŜƪ ǿƛŜƭƻǇǊȊťǎƱƻǿȅŎƘΣ ǎƱǳǇƽǿΣ 
ǊŀƳ ƛ ƪǊŀǘƻǿƴƛŎΦ {ƛƱȅ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜ ǿ ǳƪƱŀŘŀŎƘ ǇǊťǘƻǿȅŎƘΦ wƽǿƴƻǿŀƎŀ ŎƛŀƱ ǎȊǘȅǿƴȅŎƘ Ȋ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ 
tarcia. 
Elemeƴǘȅ ƪƛƴŜƳŀǘȅƪƛ Ǉǳƴƪǘǳ ƳŀǘŜǊƛŀƭƴŜƎƻΦ aŜǘƻŘȅ ƻǇƛǎǳ ǊǳŎƘǳ Ǉǳƴƪǘǳ ƳŀǘŜǊƛŀƭƴŜƎƻΦ YƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ǊǳŎƘƽǿ 
ǇǳƴƪǘǳΦ 9ƭŜƳŜƴǘȅ ƪƛƴŜƳŀǘȅƪƛ ǳƪƱŀŘǳ Ǉǳƴƪǘƽǿ ƳŀǘŜǊƛŀƭƴȅŎƘ ƛ ōǊȅƱȅ ǎȊǘȅǿƴŜƧΦ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǊǳŎƘȅ ŎƛŀƱŀ 
ǎȊǘȅǿƴŜƎƻΦ wǳŎƘ ǇƻǎǘťǇƻǿȅΣ ǊǳŎƘ ƻōǊƻǘƻǿȅΦ wǳŎƘ ȊƱƻȍƻƴȅ ǇǳƴƪǘǳΦ wǳŎƘ ǇƱŀǎƪƛ ŎƛŀƱŀ ǎȊǘȅǿƴŜƎƻΦ  
9ƭŜƳŜƴǘȅ ŘȅƴŀƳƛƪƛ Ǉǳƴƪǘǳ ƳŀǘŜǊƛŀƭƴŜƎƻΦ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ Ǌƽǿƴŀƴƛŀ ŘȅƴŀƳƛƪƛ Ǉǳƴƪǘǳ ƳŀǘŜǊƛŀƭƴŜƎƻΦ tǊŀǿŀ 
bŜǿǘƻƴŀΦ tƻŘǎǘŀǿȅ ǘŜƻǊƛƛ ŘǊƎŀƵ ǳƪƱŀŘƽǿ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅŎƘΦ ½ŀǎŀŘŀ ŘΩ Alemberta dla punktu materialnego.  
Energia kinetyczna punktu materƛŀƭƴŜƎƻΦ ½ŀǎŀŘŀ ǊƽǿƴƻǿŀȍƴƻǏŎƛ ŜƴŜǊƎƛƛ ƪƛƴŜǘȅŎȊƴŜƧ ƛ ǇǊŀŎȅΦ 9ƴŜǊƎƛŀ 
ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴŀΦ ½ŀǎŀŘŀ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŀ ŜƴŜǊƎƛƛ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜƧΦ aƻŎΦ 9ƭŜƳŜƴǘȅ ŘȅƴŀƳƛƪƛ ǳƪƱŀŘǳ Ǉǳƴƪǘƽǿ 
ƳŀǘŜǊƛŀƭƴȅŎƘ ƛ ōǊȅƱȅ ǎȊǘȅǿƴŜƧΦ aŀǎƻǿŜ ƳƻƳŜƴǘȅ ōŜȊǿƱŀŘƴƻǏŎƛΦ   
{ǘŀǘȅƪŀ ǇƱȅƴƽǿΦ 9ƭŜƳŜƴǘȅ ƪƛƴŜƳŀǘȅƪƛ ǇƱȅƴƽǿΦ 5ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ wŜȅƴƻƭŘǎŀΣ ǇǊȊŜǇƱȅǿȅ ƭŀƳƛƴŀǊƴŜ ƛ 
ǘǳǊōǳƭŜƴǘƴŜΦ wƽǿƴŀƴƛŜ .ŜǊƴƻǳƭƭŜƎƻΦ tǊȊŜǇƱȅǿ ǿ ƪŀƴŀƱŀŎƘ όǇǊȊŜǿƻŘŀŎƘύ ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘ ƛ ƻǘǿŀǊǘȅŎƘΦΦ 
tǊȊŜǇƱȅǿȅ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴŜΦ 5ȅƴŀƳƛƪŀ ƎŀȊƽǿΦ 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ 

¢ŜƳŀǘȅƪŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ǘŀōƭƛŎƻǿȅŎƘ ƧŜǎǘ ȊƎƻŘƴŀ  ƛ ǏŎƛǏƭŜ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴŀ Řƻ ǘŜƳŀǘȅƪƛ ǿȅƪƱŀŘǳ ƛ ƻōŜƧƳǳƧŜ 
ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀΥ 
²ȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ  ǏǊƻŘƪŀ  ŎƛťȍƪƻǏŎƛ  Řƭŀ  ƭƛƴƛƛΣ  ŦƛƎǳǊ  ƛ  ōǊȅƱΦ  wŜŘǳƪŎƧŀ ǇƱŀǎƪƛŜƎƻ ƛ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƴŜƎƻ ǳƪƱŀŘǳ ǎƛƱΦ 
²ŀǊǳƴƪƛ ǊƽǿƴƻǿŀƎƛ ǇƱŀǎƪƛŜƎƻ ƛ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƴŜƎƻ ǳƪƱŀŘǳ ǎƛƱ ς wyznaczanie reakcji podporowych. 
wƽǿƴƻǿŀƎŀ Ʊǳƪƽǿ ǘǊƽƧǇǊȊŜƎǳōƻǿȅŎƘΣ ōŜƭŜƪ ǿƛŜƭƻǇǊȊťǎƱƻǿȅŎƘΣ ǎƱǳǇƽǿ ƛ ǊŀƳΦ !ƴŀƭƛȊŀ ǎǘŀǘȅŎȊƴŀ ƪǊŀǘƻǿƴƛŎΦ 
{ƛƱȅ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜ ǿ ǳƪƱŀŘŀŎƘ ǇǊťǘƻǿȅŎƘΦ wƽǿƴƻǿŀƎŀ ŎƛŀƱ ǎȊǘȅǿƴȅŎƘ Ȋ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ 
ǘŀǊŎƛŀΦwƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ Ȋ ǊǳŎƘǳ ǇǊƻǎǘƻƭƛƴƛƻǿŜƎƻ ƧŜŘƴƻǎǘŀƧƴŜƎƻ i jednostajnie 
ȊƳƛŜƴƴŜƎƻΦ5ȅƴŀƳƛƪƛ Ǉǳƴƪǘǳ ƳŀǘŜǊƛŀƭƴŜƎƻΦ½ŀǎŀŘŀ ǊƽǿƴƻǿŀȍƴƻǏŎƛ ŜƴŜǊƎƛƛ ƪƛƴŜǘȅŎȊƴŜƧ ƛ ǇǊŀŎȅΦaŀǎƻǿŜ 
ƳƻƳŜƴǘȅ ōŜȊǿƱŀŘƴƻǏŎƛΦ  {ǘŀǘȅƪŀ ǇƱȅƴƽǿΦ 9ƭŜƳŜƴǘȅ ƪƛƴŜƳŀǘȅƪƛ ǇƱȅƴƽǿΦ 

Laboratorium 

1. ²ȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ǏǊƻŘƪƽǿ ŎƛťȍƪƻǏŎƛΦ ½ƴŀƧŘȅǿŀƴƛŜ ǏǊƻŘƪƽǿ ŎƛťȍƪƻǏŎƛ ŘǿǳǿȅƳƛŀǊƻǿȅŎƘ ƻōƛŜƪǘƽǿ ƻ 
ǊƽȍƴȅŎƘ ƪǎȊǘŀƱǘŀŎƘΤ tƻƳƛŀǊ ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪŀ ǘŀǊŎƛŀ ǎǳŎƘŜƎƻΦ 

2. !ƴŀƭƛȊŀ ƳƻƳŜƴǘƽǿ ǎƛƱΦ ²ȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ȊǿƛŊȊƪƽǿ ǇƻƳƛťŘȊȅ  ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛŀƳƛ ƛ ǇǊȊȅƱƻȍƻƴȅƳƛ ǎƛƱŀƳƛ 
w ǎȊǘȅǿƴȅŎƘ ōŜƭƪŀŎƘ ƛ ŘȋǿƛƎƴƛŀŎƘΤ ²ȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ƳƻƳŜƴǘƽǿ ōŜȊǿƱŀŘƴƻǏŎƛ ƛ ǏǊƻŘƪƽǿ Ƴŀǎ ōǊȅƱ 
sztywnych. 

3. !ƴŀƭƛȊŀ ǳƎƛťŎƛŀ ōŜƭŜƪΤ .ŀŘŀƴƛŜ ǳƎƛťŎƛŀ ōŜƭŜƪ Ȋ ǊƽȍƴȅŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƛ ƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ǿȅƳƛŀǊŀŎƘΤ .ŀŘŀƴƛŜ 
ǳƎƛťŎƛŀ ōŜƭŜƪ ƻ ǊƽȍƴȅŎƘ  ŘƱǳƎƻǏŎƛŀŎƘ ƛ ǇƻŘǘǊȊȅƳȅǿŀƴȅŎƘ ƴŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ǇƻŘǇƻǊŀŎƘΦ .ŀŘŀƴƛŜ ȊƎƛƴŀƴƛŀ 
ǇǊƻǎǘŜƎƻ ōŜƭƪƛ ƛ ǿȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ƳƻŘǳƱǳ ¸ƻǳƴƎŀΤ ¦ƎƛťŎƛŀ ōŜƭƪƛ ƻ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ǿ ƪǎȊǘŀƱŎƛŜ L Τ ¦ƎƛťŎƛŀ ǇƻŘǇƽǊ 
belki (wspornik, podparty wspornik, sztywna belka ze swobodnym podparciem). 

4. !ƴŀƭƛȊŀ ǎƪǊťŎŀƴƛŀΤ .ŀŘŀƴƛŀ ǎƪǊťŎŀƴƛŀ ǇǊƽōŜƪ ƻ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ƪƻƱƻǿȅƳ ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ Ȋ ǊƽȍƴȅŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƛ 
ƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ŘƱǳƎƻǏŎƛŀŎƘΦ hōǎŜǊǿŀŎƧŜ ƪŊǘƽǿ ǎƪǊťǘǳΦ 

5. tǊƽōȅ ǊƻȊŎƛŊƎŀƴƛŀΤ wƻȊŎƛŊƎŀƴƛŜ ǇǊƽōŜƪ ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ Ȋ ǊƽȍƴȅŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΣ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŜƎƻ Řƻ ƛŎƘ 
zniszczenia -  ǇƻƳƛŀǊ ǊƻȊǎȊŜǊȊŜƴƛŀ ƛ ǎƛƱȅΤ .ŀŘŀƴƛŀΥ ƴŀǇǊťȍŜƵ ƛ ȊƳťŎȊŜƵ ƳŀǘŜǊƛŀƱƻǿȅŎƘ Τ DǊŀƴƛŎŀ  
ǎǇǊťȍȅǎǘƻǏŎƛ ǇǊȊȅ ǊƻȊŎƛŊƎŀƴƛǳ Τ ²ȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŏ ƴŀ ǊƻȊŎƛŊƎŀƴƛŜ Τ ²ȅŘƱǳȍŜƴƛŜΦ 

6. !ƴŀƭƛȊȅ ǊǳŎƘǳ ƘŀǊƳƻƴƛŎȊƴŜƎƻΤ tǊƻǎǘŜ ŘǊƎŀƴƛŀ ƘŀǊƳƻƴƛŎȊƴŜ ǎǇǊťȍȅƴ ƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ƳŀǎŀŎƘ ƛ 
ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǇǊƻǎǘŜƎƻ ǘŜǎǘǳ ǎǇǊťȍȅǎǘƻǏŎƛΦ tǊƻǎǘȅ ǊǳŎƘ ƘŀǊƳƻƴƛŎȊƴȅ ǿŀƘŀŘƱŀ ȊƱƻȍƻƴŜƎƻΦ tǊƻǎǘȅ 
ǊǳŎƘ ƘŀǊƳƻƴƛŎȊƴȅ  ƛ ƎǊŀǿƛǘŀŎƧŀ ǳȍȅǿŀƧŊŎ ǿŀƘŀŘƱŀ YŀǘŜǊŀΦ 

7. BaŘŀƴƛŀ ǎƛƱȅ ǘŀǊŎƛŀΤ hōǎŜǊǿŀŎƧŀ ƛ ǊƻȊǇƻȊƴŀǿŀƴƛŜ ǘŀǊŎƛŀ ƻǊŀȊ ƛƴƴȅŎƘ ǎƛƱ ƻŘŘȊƛŀƱȅǿǳƧŊŎȅŎƘ ƴŀ ŎƛŀƱŀ ƛ 
ǇƻƳƛťŘȊȅ ǊƽȍƴȅƳƛ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀƳƛ ƴŀ ǇƱŀǎƪƛŜƧ ƭǳō ǇƻŎƘȅƱŜƧ ǇƱŀǎȊŎȊȅȋƴƛŜΦ {ƛƱȅ ƴŀ Ǌƽǿƴƛ ǇƻŎƘȅƱŜƧΤ ¢ŀǊŎƛŜ 
ǘƻŎȊŜƴƛŀ ƛ ǇǊȊŜǎǳǿŀƴƛŀ ƴŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀŎƘΤ ¢ŀǊŎƛŜ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ ƛ ƪƛƴŜǘȅŎȊƴŜ ǇƻƳƛťŘȊȅ ǊƽȍƴȅƳƛ 
ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀƳƛ Τ ¢ŀǊŎƛŜ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛƻǿŜ ƛ ƪŊǘ ǘŀǊŎƛŀ ǇƻƳƛťŘȊȅ ǊƽȍƴȅƳƛ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀƳƛΦ 

8. !ƴŀƭƛȊŀ ŜƴŜǊƎƛƛ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴŜƧ ƛ ƪƛƴŜǘȅŎȊƴŜƧΤ wƻȊǇƻȊƴŀǿŀƴƛŜ ƛ ǊƻȊǊƽȍƴƛŀƴƛŜ ŜƴŜǊƎƛƛ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴŜƧ ƛ ŜƴŜǊƎƛƛ 
ƪƛƴŜǘȅŎȊƴŜƧΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǇƻȊƴŀƴƛŜ ǎǇƻǎƻōƽǿ ȊŀƳƛŀƴȅ ƧŜŘƴŜƧ ǇƻǎǘŀŎƛ ŜƴŜǊƎƛƛ ǿ ŘǊǳƎŊΦ 9ƴŜǊƎƛŀ ƪƛƴŜǘȅŎȊƴŀ ƛ 
ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴŀ ǿŀƘŀŘƱŀ Τ 9ƴŜǊƎƛŀ ƪƛƴŜǘȅŎȊƴŀ ƛ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴŀ ǎǇǊťȍȅƴȅ Τ YƛƴŜǘȅŎȊƴŀ ŜƴŜǊƎƛŀ ƪƻƱŀ 
zamachowego. 



9. !ƴŀƭƛȊŀ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿƛŜƭƻƪǊŊȍƪƽǿΤ ½ŀȊƴŀƧƻƳƛŜƴƛŜ ǎƛť ƛ ǊƻȊǇƻȊƴŀǿŀƴƛŜ ȊŀƭŜǘ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅŎƘ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅŎƘ 
ȊŜ ǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ƪƻƳōƛƴŀŎƧƛ ǿƛŜƭƻƪǊŊȍƪƽǿ ƻǊŀȊ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ƪƽƱ ƛ ƻǎƛΦ  tǊƻǎǘŜ ƪǊŊȍƪƛ ƭƛƴƻǿŜ ς na 
ǎǘŀƱŜ ǊƻȊƳƛŜǎȊŎȊƻƴŜΣ ǊǳŎƘƻƳŜ ƛ ȊƱƻȍƻƴŜ Τ YƻƱŀ ƛ ƻǎƛŜ Τ aŜŎƘŀƴƛȊƳ ǊƽȍƴƛŎƻǿȅ όŘȅŦŜǊŜƴŎƧŀƱύ ²ŜǎǘƻƴŀΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

37. Misiak J.: Mechanika techniczna. T. 1. Statyka. WNT Warszawa 1998. 

38. NiezgodziŒski T.: Mechanika og·lna. PWN Warszawa 2008. 

39. Misiak J.: Mechanika techniczna. T. 2. Kinematyka i dynamika WNT Warszawa 1998. 

40. Misiak J.: Zadania z Mechaniki og·lnej. Cz. I ï III. WNT Warszawa 2005. 

41. GryboŜ R.: Mechanika pğyn·w z hydraulikŃ. Skrypt Pol. ślŃskiej, Gliwice 2000. 

42. GryboŜ R.: Zbi·r zadaŒ z technicznej mechaniki pğyn·w. PWN, Wïwa 2002. 

43. LƴǎǘǊǳƪŎƧŜ Řƻ ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōƻǊŀǘƻǊȅƧƴȅŎƘ αaŜŎƘŀƴƛƪŀ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŀέΣ t²{½ ǿ ¢ŀǊƴƻǿƛŜΣ ½ŀƪƱŀŘ 9ƭŜƪǘǊƻƴƛƪƛΣ 
¢ŜƭŜƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ƛ aŜŎƘŀǘǊƻƴƛƪƛΣ ¢ŀǊƴƽǿΣ нлмф ǊΦ 

44. Kucharski T.: aŜŎƘŀƴƛƪŀ ƻƎƽƭƴŀΦ wƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ Ȋ aŀǘƘŎŀŘŜƳ. WNT Warszawa 2002. 
45. Leyko J.: aŜŎƘŀƴƛƪŀ ƻƎƽƭƴŀ. T. 1. PWN Warszawa 2008. 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + laboratorium 

(30 h) + ĺwiczenia 15 h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (6h) + udziağ 

w egzaminie (4 h) 

85 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 32 

Przygotowanie do kolokwi·w i egzaminu 30 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 151 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (85h) 3,4 

Zajňcia o charakterze praktycznym (52h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Podstawy elektrotechniki 

Course / group of courses Basics of Electrical Engineering 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_13 Kod Erasmusa 6.2 

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 2 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 3 2 Egzamin 

Ĺ 30 2 2 zaliczenie z ocenŃ 

LO     

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektrotechniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Student rozpoczynajŃcy zajňcia powinien rozumieĺ podstawowe zjawiska fizyczne wystňpujŃce 

w elektrotechnice, wykonaĺ obliczenia algebraiczne , mieĺ podstawowŃ wiedzň z algebry i analizy 

matematycznej. ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach wprowadzajŃcych: Analiza matematyczna, 

Algebra liniowa z geometriŃ analitycznŃ, Fizyka. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
Zƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀ ƛ ǇǊŀǿŀ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻŘǎǘŀǿ 
elektrotechniki. 

ME1_W02 
ME1_W04 

Egzamin 

EPW2 
RƻȊǳƳƛŜ ƛ ǇƻǘǊŀŦƛ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇǊŀǿŀ ƛ 
ǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŀ ǿ ƻōǿƻŘŀŎƘ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ǇǊŊŘǳ ǎǘŀƱŜƎƻ 
i sinusoidalnie zmiennego. 

ME1_W02 
ME1_W04 

Egzamin 

EPW3 
Zƴŀ ƳŜǘƻŘȅ ŀƴŀƭƛȊȅ ƻōǿƻŘƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ǇǊŊŘǳ 
ǎǘŀƱŜƎƻ ƛ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴƛŜ ȊƳƛŜƴƴŜƎƻΦ  

ME1_W02 
ME1_W04 

Egzamin 



EPU1 
PƻǘǊŀŦƛ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀŏ ǇǊƻǎǘŜ ƻōǿƻŘȅ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ǇǊŊŘǳ 
ǎǘŀƱŜƎƻ ƛ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴƛŜ ȊƳƛŜƴƴŜƎƻΦ 

ME1_U01 
ME1_U02 

tȅǘŀƴƛŀΣ ƪŀǊǘƪƽǿƪƛΣ 
kolokwia 

EPU2 
PƻǘǊŀŦƛ ǿȅƭƛŎȊŀŏ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ƻōǿƻŘƽǿ  ƻǊŀȊ ǎǇƻǊȊŊŘȊŀŏ 
bilans mocy czynnej.   

ME1_U01 
ME1_U02 

tȅǘŀƴƛŀΣ ƪŀǊǘƪƽǿƪƛΣ 
kolokwia 

EPU3 
PƻǘǊŀŦƛ ŘƻōǊŀŏ Ǉarametry obwodu elektrycznego 
w celu uzyskania dopasowania energetycznego. 

ME1_U01 
ME1_U02 

tȅǘŀƴƛŀΣ ƪŀǊǘƪƽǿƪƛΣ 
kolokwia 

EPU4 
PƻǘǊŀŦƛ Řƻƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊǳ ƴŀǇƛťŎƛŀΣ ǇǊŊŘǳ ƻǊŀȊ ƳƻŎȅ 
ŎȊȅƴƴŜƧ ƛ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ƻōǿƻŘǳΦ 

ME1_U01 
ME1_U02 

tȅǘŀƴƛŀΣ ƪŀǊǘƪƽǿƪƛΣ 
kolokwia 

EPU5 
PƻǘǊŀŦƛ ǇǊŀŎƻǿŀŏ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴƛŜ ƛ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎƻǿŀŏ  
w ȊŜǎǇƻƭŜΤ ǳƳƛŜ ƻǎȊŀŎƻǿŀŏ ŎȊŀǎ ǇƻǘǊȊŜōƴȅ na 
ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ȊƭŜŎƻƴŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŀΦ 

ME1_U16 
tȅǘŀƴƛŀΣ ƪŀǊǘƪƽǿƪƛΣ 
kolokwia 

EPK1 

RƻȊǳƳƛŜ ǇƻǘǊȊŜōť ŘƻōƻǊǳ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘ 
ƻōǿƻŘǳ Řƭŀ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀƴƛŀ ǇǊŊŘƽǿ ǇƱȅƴŊŎȅŎƘ 
w ƻōǿƻŘŀŎƘΣ ǇƻǘǊȊŜōť ƪƻƳǇŜƴǎŀŎƧƛ ƳƻŎȅ ōƛŜǊƴŜƧ 
ȊŀǊƽǿƴƻ ǿ ŎŜƭŀŎƘ ŜƪƻƴƻƳƛŎȊƴȅŎƘ Ƨŀƪ ƛ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘΣ 
rozumie niebezpƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ȊƧŀǿƛǎƪ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ 
z ǊŜȊƻƴŀƴǎŜƳ ǿ ƻōǿƻŘŀŎƘ Ȋ ǇǊŊŘŀƳƛ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴƛŜ 
zmiennymi. 

ME1_K02 
ME1_K05 

Egzamin 
tȅǘŀƴƛŀΣ ƪŀǊǘƪƽǿƪƛΣ 
kolokwia 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia audytoryjne:rozwiŃzywanie reprezentatywnych przykğad·w ilustrujŃcych wyğoŨony materiağ na 

wykğadach. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

37. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

38. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

39. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

40. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

19. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego w formie 

pisemnej lub ustnej, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

20. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

0ǿƛŎȊŜƴƛŀ ŀǳŘytoryjne 

²ŀǊǳƴƪƛŜƳ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƧŜǎǘ ǳȊȅǎƪŀƴƛŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅŎƘ ƻŎŜƴ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŏǿƛŎȊŜƵ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴȅŎƘ ǿ ǇƭŀƴƛŜ ȊŀƧťŏ 
ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ƧŜƎƻ ǇƻǎǘťǇƽǿΣ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ƛ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ǿ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƻǊŀȊ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƧŜǎǘ ƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ 
ŏǿƛŎȊŜƴƛŀŎƘ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅ 
14. hōŜŎƴƻǏŎƛΥ 

- hōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ ƧŜǎǘ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿŀΦ 

- 5ƻȊǿƻƭƻƴŜ ǎŊ ŘǿƛŜ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ ǿ ŎƛŊƎǳ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- ½ǿƻƭƴƛŜƴƛŀ ƭŜƪŀǊǎƪƛŜ ǎŊ ǊŜǎǇŜƪǘƻǿŀƴŜ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ƴŀ ƴŀǎǘťǇƴȅŎƘ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ Ǉƻ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛΦ 

- YŀȍŘŀ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŀ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ǇƻǿȅȍŜƧ ŘǊǳƎƛŜƧΣ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ ǿȅƳƛŀǊȊŜ олƘκǎŜƳŜǎǘǊ ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť 
ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǇƽƱ ǎǘƻǇƴƛŀΣ ŀ ǇƻǿȅȍŜƧ ƧŜŘƴŜƧ ƴƛŜǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛƻƴŜƧ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŎƛ Řƭŀ ȊŀƧťŏ ƻ 
ǿȅƳƛŀǊȊŜ мрƘκǎŜƳŜǎǘǊ ƻōƴƛȍŀ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ƻ ǎǘƻǇƛŜƵΦ 

15. Kolokwia. 

- ² ŎȊŀǎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ƻŘōťŘŊ ǎƛť ǘǊȊȅ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ǿƎ Ƙŀrmonogramu: I ς  po 33% liczby h/semestr, II ς po 66% 
liczby h/semestr, III ς  po 100% liczby h/semestr. 

- ½ŀ ƪŀȍŘŜ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ Ƴƻȍƴŀ ƻǘǊȊȅƳŀŏ ƻŘ л Řƻ ¢ Ґ млл ǇǳƴƪǘƽǿΦ  

- bƛŜȊŀƭƛŎȊƻƴŜ ƪƻƭƻƪǿƛŀ ƴƛŜ ōťŘŊ ǇƻǇǊŀǿƛŀƴŜ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǎŜƳŜǎǘǊǳΦ 

- Nieusprawiedliwiona nieobecnoǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƻȊƴŀŎȊƴŀ Ȋ ƻǘǊȊȅƳŀƴƛŜƳ ȊŜǊƻǿŜƧ ƭƛŎȊōȅ  Ǉǳƴƪǘƽǿ 
z tego kolokwium.  

- {ǘǳŘŜƴǘΣ ƪǘƽǊȅ ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛ ǎǿƻƧŊ ƴƛŜƻōŜŎƴƻǏŏ ƴŀ ƪƻƭƻƪǿƛǳƳ ƳƻȍŜ ƧŜ Ǉƛǎŀŏ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ ǇƽȋƴƛŜƧǎȊȅƳΣ 
ǇƻŘŀƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŜƎƻΦ 

16. ² ŎȊŀǎƛŜ ƪŀȍŘȅŎƘ ȊŀƧťŏ ǎǘǳŘŜƴǘ ƳƻȍŜ ƻǘǊȊȅƳŀŏΥ 

- Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ŀƪǘȅǿƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀƧťŎƛŀŎƘ 

-  od -р Řƻ Ҍр Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ Řƻ ȊŀƧťŏ ƻǊŀȊ ȊŀŘŀƴƛŀ ŘƻƳƻǿŜΦ 
17. tƻŘ ƪƻƴƛŜŎ ǎŜƳŜǎǘǊǳ ǎǳƳǳƧŜƳȅ ǳȊȅǎƪŀƴŜ Ǉǳƴƪǘȅ ȊŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό!ύ ƻǊŀȊ ōƛŜǊȊŜƳȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ 
ƳƻȍƭƛǿŊ Řƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ƭƛŎȊōť Ǉǳƴƪǘƽǿ Ȋŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ό¢ύΦ 

      Liczymy: R = (A / T) x 100% 

 

 

 

 

 



18. ½ŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ƻōƭƛŎȊƻƴŜƎƻ w ǿȅȊƴŀŎȊŀƳȅ ƻŎŜƴť ƪƻƵŎƻǿŊ Ȋ ŏǿƛŎȊŜƵ ŀǳŘȅǘƻǊȅƧƴȅŎƘ όh/ύΥ 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  
R < 50%                niedostateczny (2,0)  

19. aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǿȅƳŀƎŀƴŀ ƭƛŎȊōŀ Ǉǳƴƪǘƽǿ Řƻ ȊŀƭƛŎȊŜƴƛŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ǘƻ мсл Ǉǳƴƪǘƽǿ ς ocena dostateczna, (3,0); 320 
Ǉǳƴƪǘƽǿ ƭǳō ǿƛťŎŜƧΣ ŘŀƧŜ ƻŎŜƴť ōŀǊŘȊƻ ŘƻōǊŊ όрΣлύΦ  

Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ moŨe w czasie sesji 

dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie wiňcej niŨ trzy nieusprawiedliwione 

nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach 

poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej 

jednak niŨ przed kolejnym terminem poprawkowym. 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Podstawowe pojňcia i elementy liniowych obwod·w elektrycznych..Obwody stağoprŃdowe. Metody 

rozwiŃzywania obwod·w: na podstawie praw Kirchhoffa. Twierdzenia i zasady stosowane w obwodach 

elektrycznych. Obwody nieliniowe prŃdu stağego.Jednofazowe obwody prŃdu sinusoidalnie 

zmiennego.Przebiegi prŃdu, napiňcia, mocy chwilowej i energii. Czw·rnikiifiltry. Stanynieustalone. 

Ukğadytr·jfazowe. 

Contents of the study programme (short version) 

Basic concepts and elements of linear electric circuits. Constant current circuits. Circuit solving methods: 

based on Kirchhoff's laws. Theorems and principles used in electrical circuits. Non-linear DC circuits. 

Single-phase sinusoidal alternating current circuits. Current waveforms, voltage, instantaneous power and 

energy. Crossovers and filters. Transient states. Three-phase systems. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀ ƛ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ƭƛƴƛƻǿȅŎƘ ƻōǿƻŘƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘΦ bŀǘťȍŜƴƛŜ ǇǊŊŘǳΣ ƴŀǇƛťŎƛŜΣ 
energia, moc chwilowa i czynna w obwodzie elektrycznym. Elementy obwodu elektrycznego R, L, C ich 
ƻǇƛǎ ƛ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛΦ όнƘύ 

2. hōǿƻŘȅ ǎǘŀƱƻǇǊŊŘƻǿŜΦ LŘŜŀƭƴŜ ƛ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘŜ ŀǳǘƻƴƻƳƛŎȊƴŜ ȋǊƽŘƱŀ ǇǊŊŘǳ ǎǘŀƱŜƎƻΦ ¾ǊƽŘƱŀ ǎǘŜǊƻǿŀƴŜΦ L ƛ 
II prawo Kirchhoffa. Prawo Ohma dla obwodu jednooczkƻǿŜƎƻΦ wƽǿƴƻǿŀȍƴƻǏŏ ǳƪƱŀŘƽǿ ǇŀǎȅǿƴȅŎƘΦ 
tƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ǎȊŜǊŜƎƻǿŜΣ ǊƽǿƴƻƭŜƎƱŜΣ ƳƛŜǎȊŀƴŜΣ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ǿ ǘǊƽƧƪŊǘ ƛ ƎǿƛŀȊŘť ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƻ Řƭŀ 
ǊŜȊȅǎǘƻǊƽǿΣ ŎŜǿŜƪΣ ƪƻƴŘŜƴǎŀǘƻǊƽǿΦ YƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ƻōǿƻŘƽǿΥ ƻōǿƻŘȅ ǇǊƻǎǘŜΣ ȊƱƻȍƻƴŜΣ ƭƛƴƛƻǿƻǏŏΣ 
ƻŘǿǊŀŎŀƭƴƻǏŏΣ ƻōǿƻŘȅ ƻ ǇŀǊŀƳŜǘǊŀŎƘ ǎƪǳǇƛƻƴȅŎƘΣ ƻōǿƻŘȅ ƻ ǇŀǊŀƳŜǘǊŀŎƘ ǊƻȊƱƻȍƻƴȅŎƘ ŘŜŦƛƴƛŎƧŜΦ όпƘύ 

3. aŜǘƻŘȅ ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛŀ ƻōǿƻŘƽǿΥ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǇǊŀǿ YƛǊŎƘƘƻŦŦŀΣ ƳŜǘƻŘŀ ƻŎȊƪƻǿŀΣ ƳŜǘƻŘŀ ǿťȊƱƻǿŀΦ 
Twierdzenia i zasady stosowane w obwodach elektrycznych: zasada superpozycji, twierdzenia 
TheveninaςNorǘƻƴŀΣ ǿȊŀƧŜƳƴƻǏŎƛΦ όрƘύ 

4. hōǿƻŘȅ ƴƛŜƭƛƴƛƻǿŜ ǇǊŊŘǳ ǎǘŀƱŜƎƻΦ tǊȊȅŎȊȅƴȅ ƴƛŜƭƛƴƛƻǿƻǏŎƛΦ 9ƭŜƳŜƴǘȅ ƻ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀŎƘ 
ƧŜŘƴƻȊƴŀŎȊƴȅŎƘ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ƴŀǇƛťŎƛŜ ƛ ǇǊŊŘΣ ŜƭŜƳŜƴǘȅΦ tǊŀǿŀ ƻōǿƻŘƽǿ ƴƛŜƭƛƴƛƻǿȅŎƘΦ wŜȊȅǎǘŀƴŎƧŀ 
statyczna i dynamiczna. Linearyzacja nieliniowych ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘΦ !ƴŀƭƛȊŀ ƻōǿƻŘǳ Ȋ 
jednym elementem nieliniowym. (2h) 

5. WŜŘƴƻŦŀȊƻǿŜ ƻōǿƻŘȅ ǇǊŊŘǳ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴƛŜ ȊƳƛŜƴƴŜƎƻΦ ²ŀǊǘƻǏŎƛ ǏǊŜŘƴƛŜ ƛ ǎƪǳǘŜŎȊƴŜ Řƭŀ ǇǊȊŜōƛŜƎƽǿ 
ƻƪǊŜǎƻǿȅŎƘΦ tƻƧťŎƛŜ ƻǊǘƻƎƻƴŀƭƴƻǏŎƛ ǇǊȊŜōƛŜƎƽǿ ƻƪǊŜǎƻǿȅŎƘΦ aŜǘƻŘȅ ƻōƭƛŎȊŀƴƛŀ ǊƻȊƎŀƱťȊƛƻƴȅŎƘ 
ƻōǿƻŘƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘ Φ hōǿƻŘȅ ƻ ǿȅƳǳǎȊŜƴƛŀŎƘ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴȅŎƘ ǿ ǎǘŀƴƛŜ ǳǎǘŀƭƻƴȅƳ ς metoda 
klasyczna. Moc i energia w obwodach jednofazowych.(4h) 

6. tǊȊŜōƛŜƎƛ ǇǊŊŘǳΣ ƴŀǇƛťŎƛŀΣ ƳƻŎȅ ŎƘǿƛƭƻǿŜƧ ƛ ŜƴŜǊƎƛƛ Řƭŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƻōǿƻŘǳΦ !ƴŀƭƛȊŀ 
prosteƎƻ ƻōǿƻŘǳ ǎȊŜǊŜƎƻǿŜƎƻ ƛ ǊƽǿƴƻƭŜƎƱŜƎƻ w[/Φ ²ȅƪǊŜǎȅ ǿŜƪǘƻǊƻǿŜ ǇǊŊŘƽǿ ƛ ƴŀǇƛťŏΦ aƻŎŜ ǿ 
obwodach przy wymuszeniach sinusoidalnych. Zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych, 
ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛΦ όоƘύ 

7. /ȊǿƽǊƴƛƪƛ ƛ ŦƛƭǘǊȅ όо Ƙύ 
8. Stany nieustalone w liniowych obwodach elektrycznych. (3h) 
9. ¦ƪƱŀŘȅ ǘǊƽƧŦŀȊƻǿŜΦ όпƘύ 



0ǿƛŎȊŜƴƛŀ 

¢ŜƳŀǘȅƪŀ ŏǿƛŎȊŜƵ ǘŀōƭƛŎƻǿȅŎƘ ƧŜǎǘ ȊƎƻŘƴŀ  ƛ ǏŎƛǏƭŜ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴŀ Řƻ ǘŜƳŀǘȅƪƛ ǿȅƪƱŀŘǳ ƛ ƻōŜƧƳǳƧŜ 
ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀΥ 

1. hōƭƛŎȊŀƴƛŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƻōǿƻŘƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘΤ όн Ƙύ 
2. !ƴŀƭƛȊŀ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ƻōǿƻŘƽǿ elektrycznych przy wymuszeniach DC ς ƻōƭƛŎȊŀƴƛŜ ǊŜȊȅǎǘŀƴŎƧƛ ȊŀǎǘťǇŎȊŜƧΣ 

wykorzystywanie prawa Ohma i praw Kirchoffa; (4 h) 
3. !ƴŀƭƛȊŀ ȊƱƻȍƻƴȅŎƘ ƻōǿƻŘƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ǇǊȊȅ ǿȅƳǳǎȊŜƴƛŀŎƘ 5/ ς metoda Coltriego; (4 h) 
4. !ƴŀƭƛȊŀ ƻōǿƻŘƽǿ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŀ Thevenina-Nortona. Zasada dopasowania 

energetycznego. (2 h) 
5. !ƴŀƭƛȊŀ ƻōǿƻŘƽǿ Ȋ ŜƭŜƳŜƴǘŀƳƛ ƴƛŜƭƛƴƛƻǿȅƳƛΤ όн Ƙύ 
6. Metoda symboliczna w obwodach z wymuszeniami sinusoidalnymi; (4 h) 
7. !ƴŀƭƛȊŀ ȊƱƻȍƻƴȅŎƘ ƻōǿƻŘƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘ Ȋ ǿȅƳǳǎȊŜƴƛŀƳƛ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴȅƳƛΦ .ƛƭŀƴǎ Ƴƻcy; (4 h) 
8. Zastosowanie twierdzenia Thevenina-Nortona w obwodach z wymuszeniami sinusoidalnymi; (2 h) 
9. hōƭƛŎȊŀƴƛŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ŎȊǿƽǊƴƛƪƽǿ ƛ ŦƛƭǘǊƽǿΤ όо Ƙύ 
10. !ƴŀƭƛȊŀ ƻōǿƻŘƽǿ ǘǊƽƧŦŀȊƻǿȅŎƘΦ όо Ƙύ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

46. J. Osiowski, J. Szabatin : Podstawy teorii obwod·w, t.1, WNT  Warszawa 1995; 

47. S. Osowski, K. Siwek, M.śmiağek: Teoria obwod·w, OWPW Warszawa 2006; 

48. Cichowska Z., Pasko M., Litwinowicz E.: Przykğady i zadania z elektrotechniki teoretycznej, cz. I, t.1: 
Dziağy podstawowe. Wyd. Pol. śl. Gliwice, Wyd. IV, 2004; 

49. Cichowska Z., Pasko M.: Przykğady i zadania z elektrotechniki teoretycznej, cz. II, t.1: PrŃdy 
sinusoidalnie zmienne. Wyd. Pol. śl. Gliwice, Wyd. III, 2004. 

50. K. Mikoğajuk :Podstawy analizy obwod·w energo-elektronicznych,  PWN, Warszawa 1998 

51. tŀǎƪƻ aΦΣ tƛŊǘŜƪ ½ΦΣ ¢ƻǇƽǊ-YŀƳƛƵǎƪƛ [ΦΥ 9ƭŜƪǘǊƻǘŜŎƘƴƛƪŀ hƎƽƭƴŀ мΦ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ tƻƭƛǘŜŎƘƴƛƪƛ |ƭŊǎƪƛŜƧΦ 
Gliwice, Wyd. III, 2004. 

52. /ƛŎƘƻǿǎƪŀ ½ΦΦ tŀǎƪƻ aΦΥ ²ȅƪƱŀŘȅ Ȋ 9ƭŜƪǘǊƻǘŜŎƘƴƛƪƛ ǘŜƻǊŜǘȅŎȊƴŜƧΦ /ȊťǏŏ LLΦ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ tƻƭƛǘŜŎƘƴƛƪƛ 
|ƭŊǎƪƛŜƧΦ Gliwice, Wyd. IV, 2004. 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + laboratorium 

(..h) + ĺwiczenia (30 h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (6h) + udziağ 

w egzaminie (6 h) 

70 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 25 

Przygotowanie do kolokwi·w i egzaminu 25 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 125 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (70 h) 2,8 

Zajňcia o charakterze praktycznym (0) 0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Systemy operacyjne 

Course / group of courses Operating Systems 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_14 Kod Erasmusa 11.3 

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w I Semestr 2 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 2 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 15 2 2 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr inŨ. Ğukasz Mik 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Informatyki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Student powinien mieĺ podstawowŃ wiedzň z zakresu podstaw system·w operacyjnych, technologii 

informacyjnej oraz  programowania w jňzyku C;ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach 

wprowadzajŃcych: Podstawy system·w operacyjnych Technologia informacyjna;  Metodyka i techniki 

programowania _I /II; 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŀ ǿƛŜŘȊť ƴŀ ǘŜƳŀǘ ŀǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊȅ 
ǿǎǇƽƱŎȊŜǎƴȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿȅŎƘ ƛ ȊŀŘŀƵ 
stawianych systemom operacyjnym 

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 

EPW2 
½ƴŀ ȊŀǎŀŘȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ȊŜ 
ǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅƳ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ ǇǊƻŎŜǎƽǿΣ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŀΣ ǇŀƳƛťŎƛŊΣ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀƳƛ ǿŜƧǏŎƛŀκǿȅƧǏŎƛŀ 

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 



EPW3 
Zna podstawy budowy, funkcjonowania i 
konfigurowania lokalnych sieci komputerowych. 

ME1_W05 Kolokwium zaliczeniowe 

EPU1 
PƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ƻǊŀȊ ǎƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ 
elementy system operacyjny typu UNIX-owego; 

 
ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
PƻǘǊŀŦƛ ǿ ǎǘƻǇƴƛǳ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅƳ ƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀŏ ǎȅǎǘŜƳ 
ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅΣ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ƴƛŜȊōťŘƴŜ programy, 
ŜŘȅǘƻǿŀŏ ƛ ǳǊǳŎƘŀƳƛŀŏ ǇǊƻǎǘŜ ǎƪǊȅǇǘȅΤ 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 

PƻǘǊŀŦƛ ƻǇƛǎŀŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǘƻǇƻƭƻƎƛŜ ǎƛŜŎƛ 
ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿȅŎƘ ƛ ǎŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊƻǿŀŏ ǇǊƻǘƻƪƻƱȅ 
sieciowe oraz ǿȅǘƱǳƳŀŎȊȅŏ ȊŀǎŀŘť ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ǎƛŜŎƛƻǿȅŎƘ όǊƻǳǘŜǊΣ ǎǿƛǘŎƘΣ 
hub); 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 PƻǘǊŀŦƛ ǳǊǳŎƘƻƳƛŏ ǇǊƻǎǘŊ ǎƛŜŏ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿŊΤ 
ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU5 

PƻǘǊŀŦƛ ŎȊȅǘŀŏ ȊŜ ȊǊƻȊǳƳƛŜƴƛŜƳ ƪŀǊǘȅ ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŜΣ 
ƴƻǘȅ ŀǇƭƛƪŀŎȅƧƴŜΣ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ƻōǎƱǳƎƛ ǳǊȊŊŘȊŜƵ 
mechatronicznych, elektronicznych, sieciowych  
ƛ ƴŀǊȊťŘȊƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘȅŎȊƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǇƻŘƻōƴȅŎh 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿ ƧťȊȅƪǳ ŀƴƎƛŜƭǎƪƛƳ; 

ME1_U13 
ME1_U14 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 
aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ Ǌƻƭƛ ǎƛŜŎƛ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿȅŎƘ 
w ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ōƛȊƴŜǎƻǿŜƧ ƛ ǿ ȍȅŎƛǳ ǇǊȅǿŀǘƴȅƳ 

ME1_K01 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

41. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

42. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

43. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

44. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

21. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

22. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

10. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

38. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

39. W czasie semestru przeprowadzane jest kolokwium sprawdzajŃce, za kt·re moŨna otrzymaĺ od 0 do 40 

punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna z otrzymaniem zerowej 

liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ nieobecnoŜĺ na kolokwium 

moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

40. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

41. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

24. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

25. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 



TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Podstawy system·w operacyjnych. Przerwania jedno  i wielopoziomowe. System operacyjny Windows. 

System operacyjny Linux. Kompilacja pakiet·w oprogramowania. Wprowadzenie do teorii sieci 

komputerowych -  topologie, sieci hierarchiczne. 

Contents of the study programme (short version) 

Basics of operating systems. One and multi-level interruptions. Windows operating system. Linux operating 

system. Compilation of software packages. Introduction to the theory of computer networks - topologies, 

hierarchical networks. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. Zarys architektury komputer·w. Podstawy system·w operacyjnych: podstawowe pojňcia system·w 
operacyjnych (plik, katalog, ŜcieŨka dostňpu), typy system·w, mechanizmy szeregowania i 

komunikacji proces·w, zadania poszczeg·lnych proces·w i moduğ·w, zasoby i ich ochrona. 

2.  Przerwania jedno  i wielopoziomowe ς ƳŜǘƻŘȅ ƻōǎƱǳƎƛΦΦ {ȅǎǘŜƳȅ ŘŜŘȅƪƻǿŀƴŜΦ hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ 
uszkodzenia i awarie.  

3. System operacyjny Windows, budowa, administracja i zabezpieczanie systemu.  
4. System operacyjny Linux: podstawowe poƭŜŎŜƴƛŀΣ ǇƻǿƱƻƪŀ ǎȅǎǘŜƳǳ όǎƘŜƭƭύ ƛ ǎƪǊȅǇǘȅ ǇƻǿƱƻƪƛΣ ǇǊƻŎŜǎ 

uruchamiania systemu, jego przebieg i konfiguracja. 
5. bŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊŜ ǇǊƻŎŜǎȅ ǎȅǎǘŜƳƻǿŜΣ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀ ǎƛŜŎƛ ƻǊŀȊ ǳǎƱǳƎ ǎƛŜŎƛƻǿȅŎƘΣ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƴƛŜ 
ƪƻƳǇǳǘŜǊŀ ǇǊŀŎǳƧŊŎŜƎƻ ǿ ǎƛŜŎƛ ǇǊȊŜŘ ǿƱŀƳŀƴƛŀƳƛΦ 

6. KompilaŎƧŀ ǇŀƪƛŜǘƽǿ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳǳ [ƛƴǳȄΣ ƪƻƳǇƛƭŀŎƧŀ ƧŊŘǊŀ ǎȅǎǘŜƳǳΣ ǇƛǎŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴȅŎƘ 
ƳƻŘǳƱƽǿ ƧŊŘǊŀ ǎȅǎǘŜƳǳ [ƛƴǳȄΣ ǇƛǎŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿΦ 

7. ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Řƻ ǘŜƻǊƛƛ ǎƛŜŎƛ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿȅŎƘΦ aƻŘŜƭ h{LΦ wƻŘȊƛƴŀ ǇǊƻǘƻƪƻƱƽǿ ¢/tκLtΣ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 
sieciowe. 

8. Topologie ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ ǎƛŜŎƛ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿȅŎƘΥ ǘƻǇƻƭƻƎƛŀ ǇƛŜǊǏŎƛŜƴƛŀΣ ƎǿƛŀȊŘȅΣ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƛΦ {ƛŜŎƛ 
hierarchiczne. 

Laboratorium 

1. tƻȊƴŀƴƛŜ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ  ǎǘǊǳƪǘǳǊ ƳƻŘǳƱƽǿ  ƧŊŘǊŀ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ 5b·Φ tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻǎǘȅŎƘ  ƳƻŘǳƱƽǿ 
ƧŊŘǊŀΣ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ŦǳƴƪŎƧƛ ǎȅǎǘŜƳƻǿȅŎƘ ƻŦŜǊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƧŊŘǊƻΦ  

2. .ŀŘŀƴƛŜ ƳƻŘǳƱǳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊƴŀƪƻǿŜƎƻΣ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŊ ǇŀƳƛťŎƛŊ ƧŊŘǊŀΦ 
3. Badanie mechaniȊƳƽǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ƳƛťŘȊȅ ǇǊƻŎŜǎŀƳƛ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ vb·Σ ǘŀƪƛŎƘ ƧŀƪΥ ǇǊȊŜǎȅƱŀƴƛŜ 
ǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛΣ ǿȅȊǿŀƭŀƴƛŜ ŘŜǇƻȊȅǘƽǿΣ ǇǊȊŜǎȅƱŀƴƛŜ ǎȅƎƴŀƱƽǿΣ ǇƻǘƻƪƛΣ ƪƻƭŜƧƪƛ CLChΣ ǿǎǇƽƱŘȊƛŜƭŜƴƛŜ 
ƻōǎȊŀǊǳ ǇŀƳƛťŎƛΦ 

4. 5ƻōƽǊ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜƧ ŘȅǎǘǊȅōǳŎƧƛ ǎȅǎǘŜƳǳ Řƭŀ ƪƻƴƪǊŜǘƴŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŀκǎǇǊȊťǘǳΦ 
5. ²ȅƪƻƴȅǿŀƴƛŜ ƛ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƧŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ǇƻƭŜŎŜƵ ƪƻƴǎƻƭƻǿȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳǳ ¦bL·Φ 
6. Implementacja podstawowej konfiguracji systemu dla swojego profilu. 
7. !ǳǘƻƳŀǘȅȊŀŎƧŀ ǿȅōǊŀƴŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŀ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ƧťȊȅƪƽǿ ǎƪǊȅǇǘƻǿȅŎƘΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

6. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy system·w operacyjnych. WNT, Warszawa 2005. 

7. W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, Wrocğaw 2004. 

8. Sportach M., Sieci komputerowe. Ksiňga eksperta, Helion, Gliwice, 1999. 

9. Douglas E. Comer ĂSieci komputerowe TCP/IPò wyd. Nauk.-Techn. Warszawa 1998. 

10. C. Sobaniec, System operacyjny Linux ð przewodnik uŨytkownika. Nakom, PoznaŒ 2002.  

11. J. MarczyŒski, UNIX uŨytkowanie i administrowanie. wydanie 2, Helion, Gliwice 2000.  

12. A.M. Lister, R.D. Eager: Wprowadzenie do system·w operacyjnych, WNT, Warszawa 2001  

13. W. R. Stevens, Programowania w Ŝrodowisku systemu UNIX. WNT, Warszawa 2002. 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem: udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

15 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (6 h) + udziağ 

w egzaminie ( h) 

36 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 23 

Przygotowanie do kolokwi·w, w tym do kolokwium zaliczeniowego 12 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 75 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (36 h) 1,5 

Zajňcia o charakterze praktycznym (50h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
WytrzymağoŜĺ materiağ·w 

Course / group of courses Strength of Materials 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_15 Kod Erasmusa 06.1 

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II Semestr 3 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 3 Egzamin 

Ĺ     

LO 30 2 3 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr hab. inŨ. Jan Szybka prof. PWSZ w Tarnowie 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu  Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Student powinien mieĺ podstawowŃ wiedzň z zakresu matematyki ((rachunek r·Ũniczkowy, r·wnania 

r·Ũniczkowe zwyczajne), fizyki i mechaniki technicznej(reakcje wiňz·w, warunki r·wnowagi, siğy 

wewnňtrzne) ;ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach wprowadzajŃcych: Analiza matematyczna, 

Fizyka,  Mechanika techniczna; 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
wƻȊǊƽȍƴƛŀ ǊƻŘȊŀƧŜ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ǎǘŀƴƽǿ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀΣ 
ǎǘŀƴȅ ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀ ƛ ǎǘŀƴȅ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀΦ ƻǊŀȊ ǎƛƱȅ 
ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜΦ  

ME1_W02ME1_W03 Egzamin 

EPW2 
½ƴŀ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǊƻȊŎƛŊƎŀƴƛŀ ƭǳō ǏŎƛǎƪŀƴƛŜ 
ǇǊťǘƽǿ ǇǊƻǎǘȅŎƘΦ 

ME1_W03 
ME1_W09 

Egzamin 

EPW3 
Zna zagadnienia dƻǘȅŎȊŊŎŜ ƴŀǇǊťȍŜƵ ȊƎƛƴŀƧŊŎȅŎƘ 
w belce. 

ME1_W03 
ME1_W09 

Egzamin 



EPW4 
½ƴŀ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǎǿƻōƻŘƴŜƎƻ ǎƪǊťŎŀƴƛŀ 
ǇǊťǘƽǿ ƻ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ƪƻƱƻǿȅƳ ƻǊŀȊ ǿȅǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ 
ƴŀǇǊťȍŜƵ ǎǘȅŎȊƴȅŎƘ ƛ ƪŊǘŀ ǎƪǊťŎŜƴƛŀΦ 

ME1_W03 
ME1_W09 

Egzamin 

EPW5 
½ƴŀ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ȊƎƛƴŀƴƛŀ Ʊǳƪƽǿ ƛ ȊƎƛƴŀƴƛŀ 
ram. 

ME1_W03 
ME1_W09 

Egzamin 

EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀŏ ƛ ōŀŘŀŏ ǎƛƱȅ ǘƴŊŎŜ ƻǊŀȊ ƳƻƳŜƴǘȅ 
ƎƴŊŎŜ ǿ ōŜƭƪŀŎƘ ǇǊƻǎǘȅŎƘΤ 

 
ME1_U01ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania 
z ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōΦ  ς 
pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
Potrafi ŀƴŀƭƛȊƻǿŀŏ ƛ ōŀŘŀŏ ǳƎƛťŎƛŀ ōŜƭƪƛ ǇǊȊȅ 
ǊƽȍƴȅŎƘ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ƛ ǊƽȍƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
umocowania. 

 
ME1_U01 ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania 
z ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōΦ  ς 
pytania przy ich 
obronie 

EPU3 

tƻǘǊŀŦƛ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀŏ ƛ ōŀŘŀŏ ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀ ǎǘȅŎȊƴŜ ƛ ƪŊǘ 
ǎƪǊťŎŜƴƛŀ ǇǊťǘƽǿ ƻ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ƪƻƱƻǿȅƳΦ 

 
ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania 
z ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōΦ  ς 
pytania przy ich 
obronie 

EPU4 

tƻǘǊŀŦƛ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ ǇǊƻǎǘŜ ȊǿƛŊȊƪƛ ǇƻƳƛťŘȊȅ 
ǇǊȊȅƱƻȍƻƴȅƳƛ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀƳƛ ŀ ƴŀŎƛǎƪƛŜƳ ǇƻȊƛƻƳȅƳ 
wytworzonym z ǇǊƻǎǘŜƧ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ struktury 
ƱǳƪƻǿŜƧΦ 

 
ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania 
z ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōΦ  ς 
pytania przy ich 
obronie 

EPU5 

tƻǘǊŀŦƛ ǊƻȊǊƽȍƴƛŀŏ  ǊƻŘȊŀƧŜ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ǎǘŀƴƽǿ 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀΣ ǎǘŀƴƽǿ ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀ ƛ ǎǘŀƴƽǿ 
odksztaƱŎŜƴƛŀΦ ƻǊŀȊ ǎƛƱ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ 
w konstrukcjach mechanicznych. 

ME1_U01ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania 
z ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōΦ  ς 
pytania przy ich 
obronie 

EPU6 
Mŀ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŏ ǎŀƳƻƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ƛ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴƛŀ 
ǿƱŀǎƴŜƎƻ ǳŎȊŜƴƛŀ ǎƛť ǇǊȊŜȊ ŎŀƱŜ ȍȅŎƛŜΣ ƳΦƛƴΦ ǿ ŎŜƭǳ 
podnoszenia kompetencji zawodowych. 

ME1_U17 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania 
z ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōΦ  ς 
pytania przy ich 
obronie 

EPK1 

aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ȊŀƎǊƻȍŜƴƛŀ ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ ƻōƛŜƪǘƽǿ 
ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿȅǎǘťǇǳƧŊ ŎȊȅƴƴƛƪƛ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜΣ ŀ 
w ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛΥ ȊƴŀŎȊƴŜ 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀΣ ǊŜŀƪŎƧŜ ƛ ǎƛƱȅ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜΦ 

ME1_K05 

Egzamin 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania 
z ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōΦ  ς 
pytania przy ich 
obronie 

EPK2 

aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǿŀȍƴƻǏŎƛ ǿƛŜŘȊȅ Ȋ zakresu 
ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƛ ǊƻȊǳƳƛŜ ǿ ǘȅƳ 
zakresie pozatechniczne aspekty i skutki 
ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜƧΣ ǿ ǘȅƳ ƧŜƧ ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ 
ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻΣ ƛ ȊǿƛŊȊŀƴŜƧ Ȋ ǘȅƳ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ 
za podejmowane  

ME1_K01 

Egzamin 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania 
z ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōΦ  ς 
pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

45. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

46. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

47. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

48. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

23. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego ustnie lub 

pisemnie, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

24. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

11. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

42. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

43. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

44. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 

maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

45. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

26. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

27. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 



 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Wprowadzenie do wytrzymağoŜci materiağ·w.RozciŃganie lub Ŝciskanie prňt·w prostych. Statyczna pr·by 

rozciŃgania lub Ŝciskania metali. Analiza stanu naprňŨenia i stanu odksztağcenia. ścinanie. Prawo Hookeôa 

dla Ŝcinania. Zginanie iskrňcanie prňt·w. Zginanie ğuk·w, zginanie ram. 

Contents of the study programme (short version) 

Introduction to the strength of materials. Stretching or squeezing of straight bars. Static tests of stretching or 

compressing metals. Analysis of the state of stress and the state of strain. Shear. Hooke's law for cutting. 

Bending and twisting rods. Bending arcs, bending frames. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Řƻ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΦ wƻŘȊŀƧŜ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ǎǘŀƴƽǿ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀΦ {ƛƱȅ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜΦ 
tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƳŜǘƻŘȅ ōŀŘŀƵ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛƻǿȅŎƘΦ 

2. wƻȊŎƛŊƎŀƴƛŜ ƭǳō ǏŎƛǎƪŀƴƛŜ ǇǊťǘƽǿ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ς zagadnienia statycznie wyznaczalne; ǿȅƪǊŜǎȅ ǎƛƱȅ 
ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘΦ bŀǇǊťȍŜƴƛŜ ƴƻǊƳŀƭƴŜΣ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŜ ƭƛƴƛƻǿŜΦ WŜŘƴƻǿȅƳƛŀǊƻǿȅ ƳƻŘŜƭ IƻƻƪŜΩŀ ŎƛŀƱ 
ǎǇǊťȍȅǎǘȅŎƘΦ 

3. {ǘŀǘȅŎȊƴŀ ǇǊƽōŀ ǊƻȊŎƛŊƎŀƴƛŀ ƳŜǘŀƭƛΦ ²ȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛƻǿȅŎƘ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ 
ǿȅƪǊŜǎǳ ǊƻȊŎƛŊƎŀƴƛŀΦ hōƭƛŎȊŜƴƛŀ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛƻǿŜ ƴŀ ǊƻȊŎƛŊƎŀƴƛŜ ƭǳō ǏŎƛǎƪŀƴƛŜΤ ǿŀǊǳƴƪƛ 
ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛΤ ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴŜΦ 

4. {ǘŀǘȅŎȊƴƛŜ ƴƛŜǿȅȊƴŀŎȊŀƭƴŜ ǇǊȊȅǇŀŘƪƛ ǊƻȊŎƛŊƎŀƴƛŀ ƭǳō ǏŎƛǎƪŀƴƛŀΦ ²ŀǊǳƴƪƛ ƴƛŜǊƻȊŘȊƛŜƭƴƻǏŎƛ 
ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŜƵ ƭǳō ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƵΦ bŀǇǊťȍŜƴƛŀ ŀ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ƳƻƴǘŀȍƻǿŜ ƭǳō ŎƛŜǇƭƴŜΦ 

5. AnaliȊŀ ǎǘŀƴǳ ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀ ƛ ǎǘŀƴǳ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀΦ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƧŀ ǎƪƱŀŘƻǿȅŎƘ ǎǘŀƴǳ  ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀ ƛ 
ǎǘŀƴǳƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀΦ YƛŜǊǳƴƪƛ ƎƱƽǿƴŜΣ ƪƻƱŀ aƻƘǊŀΦ 

6. tƱŀǎƪƛŜ ƛ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƴŜ ǎǘŀƴȅ ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀ ƭǳō ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ - ǇǊȊȅƪƱŀŘȅΦ ¢ǊƽƧƻǎƛƻǿȅ ƳƻŘŜƭ IƻƻƪŜΩŀ ŎƛŀƱ 
ǎǇǊťȍȅǎǘȅŎƘΦ 

7. |ŎƛƴŀƴƛŜΦ tǊŀǿƻ IƻƻƪŜΩŀ Řƭŀ ǏŎƛƴŀƴƛŀΦ ²ŀǊǳƴƪƛ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ǿ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀŎƘ ǏŎƛƴŀƴƛŀΦ hōƭƛŎȊŜƴƛŀ 
ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǘȅǇƽǿ ǇƻƱŊŎȊŜƵ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎȅƧƴȅŎƘ ǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ ƴŀ ǏŎƛƴŀƴƛŜΦ 

8. /ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ƎŜƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜ ǇǊȊŜƪǊƻƧƽǿ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ȊƎƛƴŀƴȅŎƘ ƭǳō ǎƪǊťŎŀƴȅŎƘ - ǇǊȊȅƪƱŀŘȅΦ 
TwierdzeniŜ {ǘŜƛƴŜǊŀΦ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƧŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ ƎŜƻƳŜǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ǇǊȊȅ ƻōǊƽŎŜƴƛǳ ǳƪƱŀŘǳ 
odniesienia. 

9. {ǿƻōƻŘƴŜ ǎƪǊťŎŀƴƛŜ ǇǊťǘƽǿ ƻ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ƪƻƱƻǿȅƳΦ bŀƧǿƛťƪǎȊŜ ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀ ǎǘȅŎȊƴŜΣ ƪŊǘ ǎƪǊťŎŜƴƛŀΦ 
{ǘŀǘȅŎȊƴƛŜ ƴƛŜǿȅȊƴŀŎȊŀƭƴŜ ǇǊȊȅǇŀŘƪƛ ǎƪǊťŎŀƴƛŀΦ hōƭƛŎȊŜƴƛŀ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛƻǿŜ ƴŀ ǎƪǊťŎŀƴƛŜ ς warunek 
ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ŀ ǿŀǊǳƴŜƪ ǎȊǘȅǿƴƻǏŎƛΦ ²ǎƪŀȋƴƛƪ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ƪƻƱƻǿŜƎƻ ƴŀ ǎƪǊťŎŀƴƛŜΦ 

10. tƱŀǎƪƛŜ ȊƎƛƴŀƴƛŜ ōŜƭŜƪΤ ǿȅƪǊŜǎȅ ǎƛƱ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ ƛ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ǊƽȍƴƛŎȊƪƻǿŜ ƳƛťŘȊȅ ƴƛƳƛΦ 

11. ²ǎƪŀȋƴƛƪ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ƴŀ ȊƎƛƴŀƴƛŜΦ hōƭƛŎȊŜƴƛŀ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛƻǿŜ ōŜƭŜƪ ȊƎƛƴŀƴȅŎƘΤ 
ǿŀǊǳƴŜƪ   ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ŀ ǿŀǊǳƴŜƪ ǎȊǘȅǿƴƻǏŎƛΦ 

12. ½ƎƛƴŀƴƛŜ ƱǳƪƽǿΣ ȊƎƛƴŀƴƛŜ ǊŀƳΦ 

13. ²ȅōƻŎȊŜƴƛŜ ǎǇǊťȍȅǎǘŜ ƭǳō ǎǇǊťȍȅǎǘƻ-ǇƭŀǎǘȅŎȊƴŜ ǇǊťǘƽǿ ǏŎƛǎƪŀƴȅŎƘΦ 

Laboratorium 

1. .ŀŘŀƴƛŜ ƳƻƳŜƴǘƽǿ ƎƴŊŎȅŎƘ ǿ ōŜƭŎŜΦ ²ȅȊƴŀŎȊŜƴƛŜΥΥ ȊƳƛŀƴȅ ƳƻƳŜƴǘǳ ƎƴŊŎŜƎƻ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ 

ōŜƭƪƛ Τ  ȊƳƛŀƴȅ ƳƻƳŜƴǘǳ ƎƴŊŎŜƎƻ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ ƻŘŘŀƭƻƴȅƳ ƻŘ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ōŜƭƪƛ Τ .ŀŘŀƴƛŀ ƳƻƳŜƴǘƽǿ 

ƎƴŊŎȅŎƘ ǿ ōŜƭŎŜ ǿ ƛƴƴȅŎƘ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ōŜƭƪƛΣ ǿ ǘȅƳ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŀƧŊŎŜƎƻ ǎƛť Ǉƻ 

belce. 

2. .ŀŘŀƴƛŀ ǎƛƱ ǘƴŊŎȅŎƘ ǿ ōŜƭŎŜΦ ²ȅȊƴŀŎȊŜƴƛŜΥ ȊƳƛŀƴȅ ǎƛƱȅ ǘƴŊŎŜƧ ǿ ōŜƭŎŜ ǿǊŀȊ Ȋ ǊƻǎƴŊŎȅƳ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜƳ 

ǇǳƴƪǘƻǿȅƳ Τ ȊƳƛŀƴȅ ǎƛƱȅ ǘƴŊŎŜƧ ǿ ōŜƭŎŜ ǿǊŀȊ ȊŜ ȊƳƛŜƴƛŀƧŊŎȅƳƛ ǎƛť ǿŀǊǳƴƪŀƳƛ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ōŜƭƪƛΦΤ  

.ŀŘŀƴƛŀ ǎƛƱ ǘƴŊŎȅŎƘ ǿ ōŜƭŎŜ ǿ ƛƴƴȅŎƘ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ōŜƭƪƛΣ ǿ ǘȅƳ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ 

przemieszczaƧŊŎŜƎƻ ǎƛť Ǉƻ ōŜƭŎŜΦ 

 



3. .ŀŘŀƴƛŀ ǳƎƛťŎƛŀ ōŜƭƪƛ ǇǊȊȅ ǊƽȍƴȅŎƘ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ƛ ǊƽȍƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ǳƳƻŎƻǿŀƴƛŀΦ .ŀŘŀƴƛŀ ǳƎƛťŎƛŀ 

ōŜƭƪƛ  ǇǊȊȅ ƻōǊƻŎƛŜ ƪƻƵŎŀ ōŜƭƪƛΣ .ŀŘŀƴƛŀ ǳƎƛťŎƛŀ ōŜƭŜƪ ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ Ȋ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ƳƻŘǳƱŀŎƘ 

ǎǇǊťȍȅǎǘƻǏŎƛ ό¸ƻǳƴƎŀύΦ 

4. .ŀŘŀƴƛŀ ƴŀǇǊťȍŜƵ ȊƎƛƴŀƧŊŎȅŎƘ ǿ ōŜƭŎŜΦ .ŀŘŀƴƛŀ ǊƻȊƪƱŀŘǳ ƴŀǇǊťȍŜƵ ȊƎƛƴŀƧŊŎȅŎƘ ǿ przekroju 

ǇƻǇǊȊŜŎȊƴȅƳ ōŜƭƪƛΦ tǊŀƪǘȅŎȊƴŀ  ǿŜǊȅŦƛƪŀŎƧť  ǘŀƪƛŎƘ ǇƻƧťŏ ƛ ȊƧŀǿƛǎƪ ƧŀƪΥ  aƻƳŜƴǘ ōŜȊǿƱŀŘƴƻǏŎƛ 

ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ōŜƭƪƛΤ   YƻƴǿŜǊǎƧŀ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƵ ƴŀ ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀΤ /ȊǳƧƴƛƪƛ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜΤ hǏ ƴŜǳǘǊŀƭƴŀΤ {ƛƱȅ 

ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜ ǇǊȊȅ ȊƎƛƴŀƴƛǳ -  ǎƛƱȅ ǇƻǇǊȊŜŎȊƴŜ ƛ ƳƻƳŜƴǘȅ ȊƎƛƴŀƧŊŎŜΦ 

5. .ŀŘŀƴƛŀ ƳƻƳŜƴǘǳ ƻōǊƻǘƻǿŜƎƻ ƛ ǳƎƛťŎƛŀ ǿ ǇǊƽōƪŀŎƘ ƻ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ ƪƻƱƻǿȅƳΣ ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ Ȋ ǊƽȍƴȅŎƘ 

ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΦ tǊŀƪǘȅŎȊƴŀ  ǿŜǊȅŦƛƪŀŎƧŀ  ǘŀƪƛŎƘ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƛ ȊƧŀǿƛǎƪ ƧŀƪΥ  ½ǿƛŊȊŜƪ ǇƻƳƛťŘȊȅ ŘƱǳƎƻǏŎƛŊ 

ǇǊƽōƪƛΣ ŀ  ƳƻƳŜƴǘŜƳ ƻōǊƻǘƻǿȅƳ ƛ ǳƎƛťŎƛŜƳ ƪŊǘƻǿȅƳ ς ōŀŘŀƴƛŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ǇǊƽōŜƪ ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ Ȋ 

ǊƽȍƴȅŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƛ ƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ǇǊȊŜƪǊƻƧŀŎƘΤ ²ŜǊȅŦƛƪŀŎƧŀ ƻƎƽƭƴȅŎƘ ǇƻƧťŏ ǘŜƻǊƛƛ ǎƪǊťŎŀƴƛŀΤ ǇƻǇǊȊŜŎȊƴȅ 

ƳƻŘǳƱ ǎǇǊťȍȅǎǘƻǏŎƛΤ  .ƛŜƎǳƴƻǿȅ ƳƻƳŜƴǘ ōŜȊǿƱŀŘƴƻǏŎƛΦ 

6. Badania poziƻƳŜƎƻ ƛ ǇƛƻƴƻǿŜƎƻ ǳƎƛťŎƛŀ ǇǊƽōŜƪ ƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ŀǎȅƳŜǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ǇǊȊŜƪǊƻƧŀŎƘΦ ǇƻŘ ǊƽȍƴȅƳƛ 

ƪŊǘŀƳƛ ƛ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀƳƛΦ tǊŀƪǘȅŎȊƴŀ  ǿŜǊȅŦƛƪŀŎƧŀ  ǘŀƪƛŎƘ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƛ ȊƧŀǿƛǎƪ ƧŀƪΥ  tƻȊƛƻƳŜ ƛ ǇƛƻƴƻǿŜƎƻ 

ǳƎƛťŎƛŀ ǇǊƽōŜƪ ƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ŀǎȅƳŜǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ǇǊȊŜƪǊƻƧŀŎƘΣ ǇƻŘ ǊƽȍƴȅƳƛ ƪŊǘŀƳƛΤ ǇƻŘ ǊƽȍƴȅƳƛ 

ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀƳƛΤ ½ǿƛŊȊŜƪ ǇƻƳƛťŘȊȅ ǇƛƻƴƻǿȅƳ ƛ ǇƻȊƛƻƳȅƳ ǳƎƛťŎƛŜƳ ƛ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƳƻƳŜƴǘȅ ǿ ƻƪƻƭƛŎȅ 

ƪŀȍŘŜƎƻ Ȋ ǇǊȊŜƪǊƻƧƽǿΤ /ŜƴǘǊǳƳ ǏŎƛƴŀƴƛŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ŀǎȅƳŜǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ǇǊȊŜƪǊƻƧƽǿΦ 

7. .ŀŘŀƴƛŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ƪǊŀǘƻǿƴƛŎ Ȋ ƱŊŎȊŜƴƛŀƳƛ ǇǊȊŜƎǳōƻǿȅƳƛΦ ²ȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎ ŘƻǎǘŀǊŎȊƻƴe elementy, 

ǎǘǳŘŜƴŎƛ ǎƪƱŀŘŀƧŊ ǿȅōǊŀƴŜ ƳƻŘŜƭŜ ƪǊŀǘƻǿƴƛŎ Ȋ ƱŊŎȊŜƴƛŀƳƛ ǇǊȊŜƎǳōƻǿȅƳƛΣ ǿƱŊŎȊŀƧŊŎ ǿ ǘƻ ŘȋǿƛƎŀǊ 

²ŀǊǊŜƴŀ ƛ ǿƛťȋōť ŘŀŎƘƻǿŊΦ bŀ ǘȅŎƘ ƳƻŘŜƭŀŎƘ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀ ǎƛť ōŀŘŀƴƛŀ ƴŀǇǊťȍŜƵΣ ǎƛƱ ƛ ǳƎƛťŏ ŀ 

ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ŘƻƪƻƴǳƧŜ ǎƛť ǇƻǊƽǿƴŀƴƛŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ƪǊŀǘƻǿƴƛŎΦ 

8. Badaniŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƱǳƪƻǿȅŎƘ ǘǊƽƧǇǊȊŜƎǳōƻǿȅŎƘΦ ²ȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƱǳƪƻǿȅŎƘ 

ǘǊƽƧǇǊȊŜƎǳōƻǿȅŎƘ ǿ ǊƽȍƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ƻōŎƛŊȍŜƵΦ ²ȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ȊǿƛŊȊƪƽǿ ǇƻƳƛťŘȊȅ ǇǊȊȅƱƻȍƻƴȅƳƛ 

ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀƳƛ ŀ ƴŀŎƛǎƪƛŜƳ ǇƻȊƛƻƳȅƳ ǿȅǘǿƻǊȊƻƴȅƳ Ȋ ǇǊƻǎǘŜƧ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƱǳƪƻǿŜƧΦ 

hǎȊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǎǘŀōƛƭƴƻǏŎƛ ǇƻŘǇŀǊŎƛŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛΦ 

9. .ŀŘŀƴƛŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƱǳƪƻǿȅŎƘ ŘǿǳǇǊȊŜƎǳōƻǿȅŎƘΦ ²ȅȊƴŀŎȊŀƴƛŜ ƛ ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƱǳƪƻǿȅŎƘ ŘǿǳǇǊȊŜƎǳōƻǿȅŎƘ ǿ ǊƽȍƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ƻōŎƛŊȍŜƵΦ .ŀŘŀƴƛŜ ȊǿƛŊȊƪƽǿ ǇƻƳƛťŘȊȅ 
ǇǊȊȅƱƻȍƻƴȅƳƛ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀƳƛ ŀ ƴŀŎƛǎƪƛŜƳ ǇƻȊƛƻƳȅƳ ǿȅǘǿƻǊȊƻƴȅƳ Ȋ ǇǊƻǎǘŜƧ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƱǳƪƻǿŜƧ 
dwuprzegubowej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 
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16. Instrukcje do ĺwiczeŒ laboratoryjnych ĂWytrzymağoŜĺ materiağ·wò, PWSZ w Tarnowie, Zakğad 
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17. SzuŜcik W., KuczyŒski J. (red.): Metodyczny zbi·r zadaŒ z wytrzymağoŜci materiağ·w Cz. I i II. Skrypt 

Politechniki ślŃskiej Gliwice 2000. 
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akademicki. Teoria, wzory i tablice do ĺwiczeŒ laboratoryjnych. - Zielona G·ra : Oficyna Wydawnicza 

Uniwersytetu Zielonog·rskiego, 2008. 
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Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (4h) + udziağ 

w egzaminie (4 h) 

53 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 16 

Przygotowanie do kolokwi·w, egzaminu 10 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 83 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (53 h) 1,9 

Zajňcia o charakterze praktycznym (56h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Komputerowe wspomaganie w mechatronice 

Course / group of courses Computer-Aided Design in Mechatronics 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_16 Kod Erasmusa 06.1 

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II Semestr 3 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 3 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 21 2 3 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr inŨ. Ğukasz Mik 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Student powinien mieĺ podstawowŃ wiedzň z zakresu podstaw system·w operacyjnych, technologii 

informacyjnej, grafiki inŨynierskiej oraz  programowania w jňzyku C;ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych 

w przedmiotach wprowadzajŃcych: Podstawy system·w operacyjnych Technologia informacyjna;  Metodyka i 

techniki programowania _I /II, Systemy operacyjneGrafika inŨynierska i zapis konstrukcji ; 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
½ƴŀ ƻƎƽƭƴƛŜ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜ ƛ  programowe  
stosowane w programie symulacyjnym Matlab; 

ME1_W05 
ME1_W08 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPW2 
Zna podstawowe zasady pracy stosowane w programie 
symulacyjnym Matlab-Simulink 

ME1_W05 
ME1_W08 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPW3 
Zna podstawowe zasady pracy stosowane w programie 
symulacyjnym  LabVIEW. 

ME1_W05 
ME1_W08 

Kolokwium zaliczeniowe 



EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ǿ dziedzinie czasu i 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ ǇǊƻǎǘŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳ mechatronicznego, 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎ ǇǊƻƎǊŀƳ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴȅ aŀǘƭŀōΤ 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
Potrafi prȊȅƎƻǘƻǿŀŏ ǇǊƻǎǘŊ ŀǇƭƛƪŀŎƧť czasu 
ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘŜƎƻ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ aŀǘƭŀō-
Simulink 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ȊōŀŘŀŏ ǎǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƻǊŀȊ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ 
cƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿŜΣ ǇǊȊȅ 
wykorzystaniu programu Matlab-Simulink 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 
Potrafi ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏǇǊƻƎǊŀƳ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴȅMatlab-
Simulink Řƻ ƳƻŘŜƭƻǿŀƴƛŀ ƛ ǿƛȊǳŀƭƛȊŀŎƧƛ ǿȅƴƛƪƽǿΦ 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU5 

tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ǇǊƻƎǊŀƳ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴȅ [ŀō±L9² do 
tworzenie modelu graficznego z wykorzystaniem 
ōƭƻƪƽǿ ƻǊŀȊ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ ǇǊȊŜōƛŜƎƛ ŎȊŀǎƻǿŜ ǿ ǳƪƱŀŘŀŎƘ 
dynamicznych; 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU6 
Potrafi ȊŀƳƻŘŜƭƻǿŀŏ ǳƪƱŀŘ 
ǇƻƳƛŀǊƻǿȅΣǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎ program symulacyjny  
LabVIEW; 

 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 

JŜǎǘ ǏǿƛŀŘƻƳȅ  ǇƻǘǊȊŜōȅ korzystania  z ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ 
symulacyjnychMatlab,Matlab-Simulink,LabVIEW przy 
ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ōŀŘŀƵ ǿƱŀǎƴȅŎƘΣ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ 
z ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅƳ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŜƳ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛƳΦ 

ME1_K01 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK2 
WŜǎǘ ǏǿƛŀŘƻƳȅ Ǌƻƭƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴȅŎƘ aŀǘƭŀōΣ  
Matlab-Simulink i LabVIEW w rozwoju nauk 
technicznych. 

ME1_K02 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

49. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

50. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

51. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

52. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

25. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

26. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

12. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

46. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

47. W czasie semestru przeprowadzane jest kolokwium sprawdzajŃce, za kt·re moŨna otrzymaĺ od 0 do 40 

punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna z otrzymaniem zerowej 

liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ nieobecnoŜĺ na kolokwium 

moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

48. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

49. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

28. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

29. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 

moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 



TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Wprowadzenie do symulacji komputerowej.Wykorzystanie narzňdzi Cintrol Design Tools, SignalProcesing 

Tools i Filter Design Tools w mechatronice,. Programy symulacyjne:  Matlab,  Matlab-Simulink, LabVIE w 

modelowaniu system·w mechatronicznych.  

Contents of the study programme (short version) 

Introduction to computer simulation. Using Cintrol Design Tools, Signal Processing Tools and Filter Design 

Tools in mechatronics. Simulation programs: Matlab, Matlab-Simulink, LabVIE in modeling mechatronic 

systems. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Řƻ ǎȅƳǳƭŀŎƧƛ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿŜƧΦ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀ ƛ ȊŀǎŀŘȅ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŀ ȊŀŘŀƴƛŀ 
ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴŜƎƻΦ LƴǘŜǊŦŜƧǎ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀΦ tǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ōŀŘŀƵ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴȅŎƘΦ tǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ 
modeli wybranego modelu systemu mechatronicznego. Podstawy metod numerycznych w badaniach 
symulacyjnych; 

2. ²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ƴŀǊȊťŘȊƛ /ƛƴǘǊƻƭ 5ŜǎƛƎƴ ¢ƻƻƭǎΣ {ƛƎƴŀƭtǊƻŎŜǎƛƴƎ ¢ƻƻƭǎ ƛ CƛƭǘŜǊ 5ŜǎƛƎƴ ¢ƻƻƭǎ Řƻ ǎȅƳǳƭŀŎƧƛ 
ȊƱƻȍƻƴȅŎƘ ǳƪƱŀŘƽǿ ƳŜŎƘŀǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘΤ 

3. tǊƻƎǊŀƳ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴȅ aŀǘƭŀōΤ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜΤ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜ ƧťȊȅƪŀΤ 
4. Program symulacyjny Matlab-{ƛƳǳƭƛƴƪΤ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜΤ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜΦ ƧťȊȅƪŀ Τ 
5. tǊƻƎǊŀƳ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴȅ [ŀō±L9²Τ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜΤ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜ ƧťȊȅƪŀΤ 
6. aƻŘŜƭƻǿŀƴƛŜ ƛ ŀƴŀƭƛȊŀ ǿȅƴƛƪƽǿ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪ [ŀō±L9²Φ 
7. aƻŘŜƭƻǿŀƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƳŜŎƘŀǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘ ǿ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ aŀǘƭŀō-Simulink. Aplikacje czasu 
ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘŜƎƻΦ ²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ƳŜǘƻŘȅ αƘŀǊŘǿŀǊŜ ƛƴ ǘƘŜ ǘƻǇέ ǿ ōŀŘŀƴƛŀŎƘ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴȅŎƘ  ǎȅǎǘŜƳƽǿ 
mechatronicznych. 

8. aƻŘŜƭŜ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƳŜŎƘŀǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘ ǿ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ŎȊŀǎǳ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘŜƎƻΦ ²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ 
LabVIEW do projektowania aplikacji czasu rzeczywistego. 

Laboratorium 

1. ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Řƻ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴŜƎƻ aŀǘƭŀōΣ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜ ƧťȊȅƪŀΤ 
2. aƻŘŜƭƻǿŀƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳǳ ƳŜŎƘŀǘǊƻƴƛŎȊƴŜƎƻ ǿ ŘȊƛŜŘȊƛƴƛŜ ŎȊŀǎǳ ƛ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ zwykorzystaniem 
ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ aŀǘƭŀōΤ 

3. Wprowadzenie do programu symulacyjnego Matlab-{ƛƳǳƭƛƴƪΣ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜ 
ƧťȊȅƪŀΤ 

4. Modelowanie systemu mechatronicznego w Matlab-Simulink; 
5. Prygotowanie aplikacji czasu rzeczywistego z wykorzystaniem ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ aŀǘƭŀō-Simulink; 
6. .ŀŘŀƴƛŜ ǿȅōǊŀƴŜƎƻ ǳƪƱŀŘǳ ƳŜŎƘŀǘǊƻƴƛŎȊƴŜƎƻΦ .ŀŘŀƴƛŜ ǎǘŀōƛƭƴƻǏŎƛΦ /ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿŜΣ ǇǊȊȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛǳ ǇǊƻƎǊŀƳǳ aŀǘƭŀō-Simulink; 

7. ½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ¢hh[.h·ϥƽǿ ǿ ǘǿƻǊȊŜƴƛǳ ƳƻŘŜƭƛ ǿ aŀǘƭŀō-Simulink;. 
8. Wprowadzenie do progrŀƳǳ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴŜƎƻ [ŀō±L9²Σ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜ ƧťȊȅƪŀΤ 
9. ½ŀǎŀŘȅ ǇǊŀŎȅ ǿ [ŀō±L9²Φ ¢ǿƻǊȊŜƴƛŜ ƳƻŘŜƭǳ ƎǊŀŦƛŎȊƴŜƎƻ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ōƭƻƪƽǿΦ tǊȊŜōƛŜƎƛ ŎȊŀǎƻǿŜ 
ǿ ǳƪƱŀŘŀŎƘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘΤ 

10. aƻŘŜƭ ǳƪƱŀŘǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ǿ [ŀō±L9²Τ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

21. MrozekB., MrozekZ..: MATLAB i Simulink. Poradnik uŨytkownika, Helion, Warszawa, 2006.  

22. Brz·zka J. i DobroczyŒski L.: Matlab. środowisko obliczeŒ naukowo-technicznych, MIKOM, 

Warszawa, 2005.  

23. ChruŜciel M., LabVIEW w praktyce, Wyd. BTC, Warszawa, 2008. 

24. Tğaczağa W.; środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne  2017. 

25. Brz·zka J.: Ĺwiczenia z automatyki w Matlabie i Simulinku, MIKOM 1998 

26. tǊŀǘŀǇ wΦΥ a!¢[!. т Řƭŀ ƴŀǳƪƻǿŎƽǿ ƛ ƛƴȍȅƴƛŜǊƽǿΣ t²bΦ ²ŀǊǎȊŀǿŀΣ нллтΦ 

27. http://rg1.polsl.pl/kaula/Matlab-Simulink_wprowadzenie.pdf 

https://helion.pl/autorzy/bogumila-mrozek
https://helion.pl/autorzy/zbigniew-mrozek


Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

21 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (4h) + udziağ 

w egzaminie ( h) 

40 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 26 

Przygotowanie do kolokwi·w, w tym do kolokwium zaliczeniowego 8 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 3 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 77 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (40 h) 1,6 

Zajňcia o charakterze praktycznym (52h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Analiza i przetwarzanie sygnağ·w 

Course / group of courses Signal Analysis and Processing 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_17 Kod Erasmusa 06.5 

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II Semestr 3 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 24 2 3 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 21 3 3 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Zakğada siň, Ũe student posiada przygotowanie w zakresie: matematyki (funkcje, dystrybucje, liczby 

zespolone, rachunek cağkowy) oraz elektrotechniki (obliczanie stan·w nieustalonych, charakterystyki 

czňstotliwoŜciowe).ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach wprowadzajŃcych: Analiza 

matematyczna, Metodyka i techniki programowania, Podstawy elektrotechniki _I/II. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ŘƻǘȅŎȊŊŎŊ ŘŜŦƛƴƛŎƧƛ 
podstawoǿȅŎƘ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ŘŜǘŜǊƳƛƴƛǎǘȅŎȊƴȅŎƘ  
ǎȅƎƴŀƱƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘΦ 

ME1_W01 
MW1_W04 

Kolokwium 
zaliczeniowe 

EPW2 
Ma ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƳŜtod analizy 
ǎȅƎƴŀƱƽǿ   ǿ ŘȊƛŜŘȊƛƴƛŜ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛΦ 

ME1_W04 
Kolokwium 
zaliczeniowe 

EPW3 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƳŜǘƻŘ ŀƴŀƭƛȊȅ 
ǎȅƎƴŀƱƽǿ  w dziedzinie czasu. 

ME1_W04 
Kolokwium 
zaliczeniowe 



EPW4 
Ma ŜƭŜƳŜƴǘŀǊƴŊ  ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ projektowana 
ŦƛƭǘǊƽǿ ŀƴŀƭƻƎƻǿȅŎƘ ƛ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘΦ 

ME1_W04 
Kolokwium 
zaliczeniowe 

EPU1 
Potrafi  klasyfikowŀŏ ǎȅƎƴŀƱȅ ƛ ǇƻǎƱǳƎƛǿŀŏ ǎƛť ƛŎƘ 
matematycznym modelowaniem. 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ŀƴŀƭƛȊť ǿƛŘƳƻǿŊ ǎȅƎƴŀƱƽǿ  i 
ȊƛƴǘŜǊǇǊŜǘƻǿŀŏ ǿȅƴƛƪƛΦ 

ME1_U01ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘƻǿŀŏ podstawowe algorytmy 
ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ǎȅƎƴŀƱƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘ ǿ ƧťȊȅƪǳ aŀǘƭŀōΦ 

ME1_U01ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 

PotrŀŦƛ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ǿ dziedzinie 
ŎȊŀǎǳ ƛ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ filtru analogowego i 
cyfrowegoΣ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎ ǇǊƻƎǊŀƳ ǎȅƳǳƭŀŎȅƧƴȅ 
Matlab; 

 

ME1_U01ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU5 

PƻǘǊŀŦƛ ǇƻȊȅǎƪƛǿŀŏ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ Ȋ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊȅΣ ōŀȊ 
ŘŀƴȅŎƘ ƛ ƛƴƴȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱΤ ǇƻǘǊŀŦƛ ƛƴǘŜƎǊƻǿŀŏ 
ǳȊȅǎƪŀƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜΣ Řƻƪƻƴȅǿŀŏ ƛŎƘ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƧƛΣ 
ŀ ǘŀƪȍŜ ǿȅŎƛŊƎŀŏ ǿƴƛƻǎƪƛ ƻǊŀȊ ŦƻǊƳǳƱƻǿŀŏ ƛ 
ǳȊŀǎŀŘƴƛŀŏ ƻǇƛƴƛŜ; 

 

ME1_U11 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 
tƻǘǊŀŦƛ ȊŀǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀŏ ȊŀǇǊƻǇƻƴƻǿŀƴŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ƛ 
ǳȊŀǎŀŘƴƛŏ ƧŜƎƻ ǎƱǳǎȊƴƻǏŏ ƻǊŀȊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛΦ 

ME1_K03 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK2 
WŜǎǘ ǏǿƛŀŘƻƳȅ Ǌƻƭƛ ƛ ƻƎǊƻƳƴŜƎƻ ȊƴŀŎȊŜƴƛŀ  ŀƴŀƭƛȊȅ ƛ 
ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ǎȅƎƴŀƱƽǿ  ǿ dziedzinie techniki. 

ME1_K01 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

53. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

54. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

55. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

56. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

27. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

28. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

13. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

50. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

51. W czasie semestru przeprowadzane jest kolokwium sprawdzajŃce, za kt·re moŨna otrzymaĺ od 0 do 40 

punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna z otrzymaniem zerowej 

liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ nieobecnoŜĺ na kolokwium 

moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

52. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 

maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

53. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

30. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

31. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 



 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Zapoznanie student·w z  podstawami przetwarzaniasygnağ·w analogowych w dziedzinie czasu i 

w dziedzinie czňstotliwoŜci.Cağkowe przeksztağcenie Fouriera. Przeksztağcenie Laplaceôa. WğaŜciwoŜci 

transmisyjne ukğad·w liniowych. Charakterystyki czasowe. Szybka transformacja Fouriera (FFT). 

Projektowanie rekursywnych i nierekursywnych filtr·w cyfrowych. 

Contents of the study programme (short version) 

Familiarizing students with the basics of analog signal processing, in particular with the analysis in the field 

of time and frequency domain.Integral Fourier transform. Laplace transformation. Transmission properties 

of linear systems. Time characteristics. Fast Fourier transform (FFT). Designing recursive and non-

recursive digital filters. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. /ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ƻƎƽƭƴŀ ǎȅƎƴŀƱƽǿ ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ƻōǿƻŘƽǿ ƛ ǳƪƱŀŘƽǿ Ƨŀƪƻ ƻǇŜǊŀǘƻǊƽǿ ƴŀŘ ǎȅƎƴŀƱŀƳƛ 
aƻŘŜƭƻǿŀƴƛŜ ǎȅƎƴŀƱƽǿ ŘŜǘŜǊƳƛƴƛǎǘȅŎȊƴȅŎƘǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ŦǳƴƪŎƧƛ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘȅŎƘΦ aƻŘŜƭŜ ȊŜǎǇƻƭƻƴŜ 
ǎȅƎƴŀƱƽǿ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴȅŎƘΦ 

2. /ȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿŜ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧŜ ǎȅƎƴŀƱƽǿΥ ǎȊŜreg trygonometryczny, zespolony szereg Fouriera, 
widma wybranych syƎƴŀƱƽǿ ƻƪǊŜǎƻǿȅŎƘΦ  

3. /ŀƱƪƻǿŜ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŜ CƻǳǊƛŜǊŀΥ ŘŜŦƛƴƛŎƧŀΣ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛΣ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘȅ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǎȅƎƴŀƱƽǿΦ  
4. tǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŜ [ŀǇƭŀŎŜΩŀΦ wŀŎƘǳƴŜƪ ƻǇŜǊŀǘƻǊƻǿȅ ǿ ŀƴŀƭƛȊƛŜ ƻōǿƻŘƽǿΦ hōǿƻŘƻǿŜ ƳƻŘŜƭŜ 
ƻǇŜǊŀǘƻǊƻǿŜ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǳƪƱŀŘǳΦ !ƴŀƭƛȊŀ ƻōǿƻŘƽǿ ǿ stanie ustalonym i 
ƴƛŜǳǎǘŀƭƻƴȅƳΦ tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƳŜǘƻŘȅ ȊƴŀƧŘƻǿŀƴƛŀ ƻǊȅƎƛƴŀƱǳ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ [ŀǇƭŀŎŜΩŀΦ  

5. ²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǘǊŀƴǎƳƛǎȅƧƴŜ ǳƪƱŀŘƽǿ ƭƛƴƛƻǿȅŎƘΦ ½ǿƛŊȊŜƪ ǇƻƳƛťŘȊȅ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀƳƛ CƻǳǊƛŜǊŀ ƛ 
[ŀǇƭŀŎŜΩŀΦ ¢ǊŀƴǎƳƛǘŀƴŎƧŀ ƻǇŜǊŀǘƻǊƻǿŀΣ  ȊŜǊŀ ƛ ōƛŜƎǳƴȅ ŦǳƴƪŎƧƛ ǘǊansmitancji. Charakterystyki 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿŜΦ ǿȅƪǊŜǎȅ .ƻŘŜƎƻΦ  

6. /ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ŎȊŀǎƻǿŜΥ ƻŘǇƻǿƛŜŘȋ ǎƪƻƪƻǿŀΣ ƻŘǇƻǿƛŜŘȋ ƛƳǇǳƭǎƻǿŀΦ ½ǿƛŊȊŜƪ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ 
ŎȊŀǎƻǿȅŎƘ Ȋ ǘǊŀƴǎƳƛǘŀƴŎƧŊ ǳƪƱŀŘǳΦ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ǳƪƱŀŘǳ ǘǊŀƴǎƳƛǎȅƧƴŜƎƻ ǘȅǇǳ {[{Φ!ƴŀƭƻƎƻǿŜ ŦƛƭǘǊȅ 
dolnoprzepǳǎǘƻǿŜ ό[tύΥ .ǳǘǘŜǊǿƻǊǘƘŀΣ /ȊŜōȅǎȊŜǿŀ ƛ ŜƭƛǇǘȅŎȊƴŜΦ !ƴŀƭƻƎƻǿŜ ŦƛƭǘǊȅ ƎƽǊƴƻǇǊȊŜǇǳǎǘƻǿŜΣ 
pasmowe i pasmowo-ȊŀǇƻǊƻǿŜΦtƻǊƽǿƴŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ŦƛƭǘǊƽǿ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘȅŎƘΦ  

7. YƻƴǿŜǊǎƧŀ !κ/ ƛ /κ!Φ tǊƽōƪƻǿŀƴƛŜ ǿ ŎȊŀǎƛŜΣ ƪǿŀƴǘƻǿŀƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǎȅƎƴŀƱǳΣ ǎȊǳƳ ƪǿŀƴǘƻǿŀƴƛŀΦ 
Widma 5ǘC¢ όǎȅƳŜǘǊƛŀΣ ƻƪǊŜǎƻǿƻǏŏύ ƛ 5C¢ όǎȅƳŜǘǊƛŀύ ǎȅƎƴŀƱƽǿ ǎǇǊƽōƪƻǿŀƴȅŎƘΦ 

8. Szybka transformacja Fouriera (FFT). 
9. 5ȅǎƪǊŜǘƴŜ ǳƪƱŀŘȅ ƭƛƴƛƻǿŜ ƴƛŜȊƳƛŜƴƴŜ ǿ ŎȊŀǎƛŜΣ ƻŘǇƻǿƛŜŘȋ ƛƳǇǳƭǎƻǿŀΣ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƧŀ ½Σ ǘǊŀƴǎƳƛǘŀƴŎƧŀΣ 
ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿŀΣ  

10. Projektowanie rŜƪǳǊǎȅǿƴȅŎƘ ŦƛƭǘǊƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘ LLw ƳŜǘƻŘŊ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƧƛ ōƛƭƛƴƛƻǿŜƧ ǇǊƻǘƻǘȅǇƻǿȅŎƘ 
ŦƛƭǘǊƽǿ ŀƴŀƭƻƎƻǿȅŎƘΦ 

11. tǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜ ƴƛŜǊŜƪǳǊǎȅǿƴȅŎƘ ŦƛƭǘǊƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘ CLw ƳŜǘƻŘŊ ƻƪƛŜƴΦ  

Laboratorium 

² ƳƻŘǳƭŜ ǎŊ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ȊŀƧťŎƛŀ ǘŀōƭƛŎƻǿƻ-laboratoryjne (komputerowe), w traƪŎƛŜ ƪǘƽǊȅŎƘ ǎǘǳŘŜƴŎƛ 
ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊ ǎǘƻǎƻǿƴŜ ƻōƭƛŎȊŜƴƛŀ  ƻǊŀȊ ǇƛǎȊŊ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ƻōƭƛŎȊŜƴƛƻǿŜ ǿ ƧťȊȅƪǳ aŀǘƭŀōΣ ƪǘƽǊŜ ƳŀƧŊ ƧŜ 
ǇƻǘǿƛŜǊŘȊƛŏΦ ¢ǊŜǏŎƛ ǘȅŎƘ ȊŀƧťŏ ǳƎǊǳƴǘƻǿǳƧŊ ƛ ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƧŊ ǿƛŜŘȊť ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀƴŊ ǇƻŘŎȊŀǎ ǿȅƪƱŀŘƽǿΦ 

1. DŜƴŜǊŀŎƧŀ ǎȅƎƴŀƱƽǿ ȊŘŜǘŜǊƳƛƴƻǿŀƴȅŎƘ ƛ ƭƻǎƻǿȅŎƘΣ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛ ǿȅōƽǊ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ ǇǊƽōƪƻǿŀƴƛŀΣ 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ ŎƘǿƛƭƻǿŀΦ 

2. ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƧŜ 5/¢Σ 5{¢Σ 5C¢Σ ƻǊǘƻƎƻƴŀƭƴƻǏŏ ŦǳƴƪŎƧƛ ōŀȊƻǿȅŎƘΣ ǊƻȊƪƱŀŘ ǎȅƎƴŀƱǳ ƴŀ ǎƪƱŀŘƻǿŜΣ 
ƻŘǿǊŀŎŀƭƴƻǏŏ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƧƛ ς ƻŘǘǿƻǊȊŜƴƛŜ όǎȅƴǘŜȊŀύ ǎȅƎƴŀƱǳΦ 

3. hōƭƛŎȊŀƴƛŜ ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪƽǿ ǎȊŜǊŜƎǳ CƻǳǊƛŜǊŀ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǎȅƎƴŀƱƽǿ Ȋ ŘŜŦƛƴƛŎƧƛ όŀƴŀƭƛǘȅŎȊƴƛŜ ƛ 
ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿƻύ ƻǊŀȊ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ 5C¢Σ ǎȅƴǘŜȊŀ ǎȅƎƴŀƱǳ ƴŀ ƛŎƘ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜΦ 

4. hōƭƛŎȊŀƴƛŜ ŀƴŀƭƛǘȅŎȊƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘ CƻǳǊƛŜǊŀ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǎȅƎƴŀƱƽǿΣ ǊȅǎƻǿŀƴƛŜ ǿƛŘƳ 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿȅŎƘΦ 

5. tǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜ ŦƛƭǘǊƽǿ ŀƴŀƭƻƎƻǿȅŎƘ ƳŜǘƻŘŊ αȊŜǊ ƛ ōƛŜƎǳƴƽǿέΣ ǿȅƪǊŜǎȅ .ƻŘŜƎƻΣ ǎǘŀōƛƭƴƻǏŏΦ 
6. tǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜ ŀƴŀƭƻƎƻǿȅŎƘ ŦƛƭǘǊƽǿ ŘƻƭƴƻǇǊȊŜǇǳǎǘƻǿȅŎƘΥ .ǳǘǘŜǊǿƻǊǘƘŀΣ /ȊŜōȅǎȊŜǿŀ ƛ ŜƭƛǇǘȅŎȊƴȅŎƘΦ 



7. tǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴŜ ŀƴŀƭƻƎƻǿȅŎƘ ŦƛƭǘǊƽǿ ItΣ .t ƛ .{Φ 
8. tǊƽōƪƻǿŀƴƛŜΣ ƪǿŀƴǘƻǿŀƴƛŜΣ ǎȊǳƳ ƪǿŀƴǘƻǿŀƴƛŀΦ ²ƛŘƳŀ 5ǘC¢ ƛ 5C¢ ǎȅƎƴŀƱƽǿ ǎǇǊƽōƪƻǿŀƴȅŎƘΦ 
9. Algorytm szybkiej transformacji Fouriera (FFT). 
10. 5ȅǎƪǊŜǘƴŜ ǳƪƱŀŘȅ ƭƛƴƛƻǿŜ ƴƛŜȊƳƛŜƴƴŜ ǿ ŎȊŀǎƛŜΥ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜ ŦƛƭǘǊƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘ ƳŜǘƻŘŊ αȊŜǊ ƛ 
ōƛŜƎǳƴƽǿέΦ 

11. tǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜ ǊŜƪǳǊǎȅǿƴȅŎƘ ŦƛƭǘǊƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘ LLw ƳŜǘƻŘŊ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƧƛ ōƛƭƛƴƛƻǿŜƧ ŦƛƭǘǊƽǿ 
analogowych. 

12. tǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜ ƴƛŜǊŜƪǳǊǎȅǿƴȅŎƘ ŦƛƭǘǊƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘ wLw ƳŜǘƻŘŊ ƻƪƛŜƴΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

28. T. ZieliŒski: Cyfrowe przetwarzanie sygnağ·w. Od teorii do zastosowaŒ, WKĞ, Warszawa 2009. 

1. Jacek Izydorczyk, Grzegorz Pğonka, Grzegorz Tyma. Teoria sygnağ·w - wstňp. Helion, Gliwice, 1999. 

Jerzy Szabatin. Podstawy teorii sygnağ·w. WKĞ, Warszawa, 2000. 

2. aŀǊƛŀƴ tŀǎƪƻΣ WŀƴǳǎȊ ²ŀƭŎȊŀƪΦ ¢ŜƻǊƛŀ ǎȅƎƴŀƱƽǿΦ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ tƻƭƛǘŜŎƘƴƛƪƛ |ƭŊǎƪƛŜƧΣ DƭƛǿƛŎŜΣ мфффΤ 

29. Brz·zka J., DoroczyŒski L.: Programowanie w Matlabie, MIKOM 1998. 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (24 h.) + laboratorium 

21 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym 8h) + udziağ 

w egzaminie ( h) 

53 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 42 

Przygotowanie do kolokwi·w, w tym do kolokwium zaliczeniowego 24 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 123 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (53 h) 2,2 

Zajňcia o charakterze praktycznym (74h) 3,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 
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SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Podstawy elektroniki 

Course / group of courses Basics of Electronics 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_18 Kod Erasmusa 06.5 

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II Semestr 3 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 2 3 Egzamin 

Ĺ     

LO 30 3 3 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu  Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Student powinien mieĺ podstawowŃ wiedzň z zakresu matematyki ((rachunek r·Ũniczkowy, r·wnania 

r·Ũniczkowe zwyczajne), fizyki i podstaw elektrotechniki(analizy obwod·w przy wymuszeniach stağych, a 

takŨe analizy stan·w przejŜciowych) ;ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach wprowadzajŃcych: 

Analiza matematyczna, Fizyka, Podstawy elektrotechniki. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
½ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ǇƽƱǇǊȊŜǿƻŘƴƛƪƻǿŜ ƛ 
ǇƻǘǊŀŦƛ ǎŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊƻǿŀŏ ƛŎƘ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ . 

ME1_W02 
ME1_W04 

Egzamin 

EPW2 
Umie ƻǇƛǎŀŏ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛŀƳƛ ŀƴŀƭƛǘȅŎȊƴȅƳƛ ŜƭŜƳŜƴǘȅ 
ƛ ǳƪƱŀŘȅ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜΦ 

ME1_W04 Egzamin 

EPW3 
½ƴŀ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ǘȅǇƻǿȅŎƘ ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ǳƪƱŀŘƻǿȅŎƘ 
wykorzystywanych w ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿȅƳ ǎǇǊȊťŎƛŜ 
ǇƻƳƛŀǊƻǿȅƳ ƛ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅƳΦ 

ME1_W04 Egzamin 



EPW4 
Umie ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀŏ ǇǊƻǎǘŜ ǳƪƱŀŘȅ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜΣ 
Ȋƴŀ ƛŎƘ ȊŀǎŀŘť ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƻǊŀȊ ǇƻǘǊŀŦƛ ƴŀǊȅǎƻǿŀŏ ƛŎƘ 
schematy ƛ ŘƻōǊŀŏ ŜƭŜƳŜƴǘȅ. 

ME1_W04 Egzamin 

EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ŀƴŀƭƛȊť ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ ǳƪƱŀŘǳ 
ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜƎƻΣ ƻƪǊŜǏƭƛŏ ƧŜƎƻ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ƛ ƻōƭƛŎȊȅŏ 
ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅΦ 

ME1_U01ME1_U02 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 tƻǘǊŀŦƛ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀŏ ǇǊƻǎǘȅ ǳƪƱŀŘ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅΦ 
ME1_U01ME1_U02 

ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǎƛŀŘŀ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ƻōǎƱǳƎƛ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘ 
ǇǊȊȅǊȊŊŘƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘΦ 

ME1_U01ME1_U02 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 
Potrafi ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ 
ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ ƛ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ  ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿŜ 
ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƛ ǳƪƱŀŘƽǿ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘΦ  

ME1_U01ME1_U02 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU5 
Potrafi sporzŊŘȊƛŏ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧť ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŊ 
z realizacji powierzonego zadania badawczego i 
pomiarowego. 

ME1_U12 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 
OŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭŀ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘȅ ǎƱǳȍŊŎŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ siebie lub innych zadania oraz ma 
ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǿŀȍƴƻǏŎƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜƧ ǇǊŀŎȅ 

ME1_K03 

Egzamin 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK2 
MȅǏƭƛ ƪǊȅǘȅŎȊƴƛŜ ƻǊŀȊ ǇǊȊŜǿƛŘǳƧŜ ƛ ȊŀǇƻōƛŜƎŀ 
potencjalnym zagrƻȍŜƴƛƻƳ ǎǘǿŀǊȊŀƴȅƳ przez systemy 
Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘ. 

ME1_K05 

Egzamin 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

57. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

58. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

59. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

60. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

29. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego ustnie lub 

pisemnie, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

30. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

14. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

54. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

55. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

56. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

57. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

32. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

33. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 

moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 



TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Nabycie przez student·w podstawowych wiadomoŜciami i umiejňtnoŜci w zakresie dotyczŃcym element·w  

i ukğad·w elektronicznych. Nabycie umiejňtnoŜci uproszczonej analizy i projektowania ukğad·w 

elektronicznych.P·ğprzewodniki samoistne i domieszkowane. Ukğady polaryzacji 

tranzystor·w.Wzmacniacze tranzystorowe w r·Ũnych konfiguracjach.  Elementarna teoria sprzňŨenia 

zwrotnego.Wzmacniacze prŃdu stağego.Liniowe i nieliniowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych.  

Prostowniki. Stabilizatory o dziağaniu ciŃgğym i impulsowym. Generatory LC i RC. 

Contents of the study programme (short version) 

Acquisition by students of basic knowledge and skills in the field of electronic components and circuits. 

Acquiring the skills of simplified analysis and design of electronic circuits.Intrinsic and doped 

semiconductors. Transistor polarity circuits. Transistor amplifiers in various configurations. Elementary 

feedback theory. DC amplifiers. Linear and non-linear applications of operational amplifiers. Rectifiers. 

Stabilizers with continuous and pulse action. LC and RC generators. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

10. tƽƱǇǊȊŜǿƻŘƴƛƪƛ ǎŀƳƻƛǎǘƴŜ ƛ ŘƻƳƛŜǎȊƪƻǿŀƴŜΦ tƽƱǇǊȊŜǿƻŘƴƛƪƻǿŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜ ς model 
ǇŀǎƳƻǿȅ ȊƱŊŎȊŀ Ǉ-n. Diody prostownicze i stabilizacyjne. Tranzystory bipolarne i  unipolarne ς zasada 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƛ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛΦ 9ƭŜƳŜƴǘȅ ƳƻŎȅΦΦ aƻŘŜƭŜ ǘǊŀƴȊȅǎǘƻǊƽǿ ōƛǇƻƭŀǊƴȅŎƘ ƛ ǳƴƛǇƻƭŀǊƴȅŎƘ 
όǿƛŜƭƪƻǎȅƎƴŀƱƻǿŜ ƛ ƳŀƱƻǎȅƎƴŀƱƻǿŜύΣ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ ƎǊŀƴƛŎȊƴŜΦ όсƘύ  

11. ¦ƪƱŀŘȅ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǘǊŀƴȊȅǎǘƻǊƽǿ. 5ƻōƽǊ Ǉǳƴƪǘǳ ǇǊŀŎȅ ǘǊŀƴȊȅǎǘƻǊŀ ǿ Ǉƻƭǳ ch-ƪ ǿȅƧǏŎƛƻǿȅŎƘΦ {ǘŀǘȅŎȊƴŜ ƛ 
ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜ ǇǊƻǎǘŜ ǊƻōƻŎȊŜ ǳƪƱŀŘƽǿ ǿȊƳŀŎƴƛŀƧŊŎȅŎƘΦ όнƘύ 

12. ²ȊƳŀŎƴƛŀŎȊŜ ǘǊŀƴȊȅǎǘƻǊƻǿŜ ǿ ǊƽȍƴȅŎƘ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀŎƘΦ¢ǿƻǊȊŜƴƛŜ ǎŎƘŜƳŀǘƽǿ ȊŀǎǘťǇŎȊȅŎƘ 
wzmacniaczy. Analiza wȊƳŀŎƴƛŀŎȊȅ ǿ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǏǊŜŘƴƛŎƘ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛΦ 
/ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿŜ wzmacniaczy RC. (3h) 

13. 9ƭŜƳŜƴǘŀǊƴŀ ǘŜƻǊƛŀ ǎǇǊȊťȍŜƴƛŀ ȊǿǊƻǘƴŜƎƻ. ²ǇƱȅǿ ǎǇǊȊťȍŜƴƛŀ ȊǿǊƻǘƴŜƎƻ ƴŀ ǿȅōǊŀƴŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ 
ǊƻōƻŎȊŜ ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊȅΦ{ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ǳƪƱŀŘƽǿ ȊŜ ǎǇǊȊťȍŜƴƛŜƳ ȊǿǊƻǘƴȅƳ. (2h) 

14. ²ȊƳŀŎƴƛŀŎȊŜ ǇǊŊŘǳ ǎǘŀƱŜƎƻΦ WzmacniaŎȊ ǊƽȍƴƛŎƻǿȅΦ Budowa wzmacniaczy operacyjnych. 
YƻƳǇŜƴǎŀŎƧŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿŜƧ ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊŀ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻΦ όоƘύ 

15. Liniowe i nieliniowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych. Podstawowe  konfiguracje 
ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊŀ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ ǿ ǳƪƱŀŘŀŎƘ  ǿȊƳŀŎƴƛŀƧŊŎȅŎƘΦ ¦ƪƱŀŘȅ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜ ƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ƛ 
dodawania. ¦ƪƱŀŘȅ  ŎŀƱƪǳƧŊŎŜΦ ¦ƪƱŀŘȅ ƳƴƻȍŊŎŜΦ CƛƭǘǊȅ w/Φ όоƘύ 

16. tǊƻǎǘƻǿƴƛƪƛ ƧŜŘƴƻŦŀȊƻǿŜΣ ŘǿǳŦŀȊƻǿŜ ƛ ǘǊƽƧŦŀȊƻǿŜ όнƘύΦ 
17. {ǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊȅ ƻ ǇǊŀŎȅ ŎƛŊƎƱŜƧΦ 5ŜŦƛƴƛŎƧŜΣ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ƛ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ǎǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊƽǿΦ {ǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊȅ 

paraƳŜǘǊȅŎȊƴŜΦ {ǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊȅ ƪƻƳǇŜƴǎŀŎȅƧƴŜΦ ¦ƪƱŀŘȅ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƵ ǎǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊƽǿΦ όнƘύ 
18. Zasilacze impulsowe .  ²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǎǘŀōƛƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ȊŀǎƛƭŀŎȊȅ ƛƳǇǳƭǎƻǿȅŎƘ. Rodzaje stabilizowanych 

zasilaczy impulsowych. {ǘŜǊƻǿŀƴŜ ƪƻƴǿŜǊǘŜǊȅ ƴŀǇƛťŎƛŀ ǎǘŀƱŜƎƻ Ȋ ǿȅƧǏŎƛŜƳ ƴƛŜƛȊƻƭƻǿŀƴȅƳ ƻŘ ǿŜƧǏŎƛŀ. 
YƻƴǿŜǊǘŜǊȅ ƴŀǇƛťŎƛŀ ǎǘŀƱŜƎƻ Ȋ ǿȅƧǏŎƛŜƳ ƛȊƻƭƻǿŀƴȅƳ ƻŘ ǿŜƧǏŎƛŀΦ¦ƪƱŀŘȅ ǎǘŀōƛƭƛȊŀŎȅƧƴŜ ƛ 
ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƧŊŎŜ ƛƳǇǳƭǎƻǿȅŎƘ ǎǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊƽǿ ƴŀǇƛťŎƛŀΦ tǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ǇǊȊȅƪƱŀŘȅ monolitycznych 
ǎǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊƽǿ ƛƳǇǳƭǎƻǿȅŎƘΦ όоƘύ 

19. DŜƴŜǊŀǘƻǊȅ ǇǊȊŜōƛŜƎƽǿ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴȅŎƘ ƛ ǇǊƻǎǘƻƪŊǘƴȅŎƘΦ DŜƴŜǊŀǘƻǊȅ [/ ƛ w/Φ όоƘύ 

Laboratorium 

13. .ŀŘŀƴƛŜ ŘƛƻŘ ǇƽƱǇǊȊŜǿƻŘƴƛƪƻǿȅŎƘ 
14. .ŀŘŀƴƛŜ ǘǊŀƴȊȅǎǘƻǊŀ ōƛǇƻƭŀǊƴŜƎƻΦ tƻƳƛŀǊ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ ƻǊŀȊ ǿȅȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ 

tranzystora. 
15. Badanie tranzystora unipolarnego. Pomiar ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ ƻǊŀȊ ǿȅȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ 

tranzystora. 
16. .ŀŘŀƴƛŀ ƛ ǇƻƳƛŀǊȅ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ  ǿȊƳŀcniaczy w konfiguracjach OE  Ȋ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜƳ ǊŜȊȅǎǘŀƴŎȅƧƴȅƳ ƛ 

aktywnym. 
17. .ŀŘŀƴƛŀ ƛ ǇƻƳƛŀǊȅ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ  ǿȊmacniaczy w konfiguracjach h{ Ȋ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜƳ rezystancyjnym i 

aktywnym. 
18. tǊƻƧŜƪǘ ƻǊŀȊ ǇƻƳƛŀǊȅ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛ ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊŀ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻΦ 
19. tǊƻƧŜƪǘ ƻǊŀȊ ǇƻƳƛŀǊȅ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǎǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊƽǿ ƴŀǇƛťŎƛŀ ƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛǳ ŎƛŊƎƱȅƳΦ 



20. tǊƻƧŜƪǘ ƛ ǇƻƳƛŀǊȅ ǎǘŀōƛƭƛȊŀǘƻǊƽǿ ƛƳǇǳƭǎƻǿȅŎƘ ǿ ǿȅōǊŀƴŜƧ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧƛΦ 
21. GeneǊŀǘƻǊȅ [/ ǇǊȊŜōƛŜƎƽǿ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴȅŎƘΦ 
22. DŜƴŜǊŀǘƻǊȅ w/ ǇǊȊŜōƛŜƎƽǿ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴȅŎƘΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

1. Elektroniczna wersja materiağu prezentowanego na wykğadach. 

2. Praca zbiorowa pod red St. Kuty: PrzyrzŃdy p·ğprzewodnikowe i ukğady elektroniczne cz. I i II", Wyd 

AGH, Krak·w 2000. 

3. Baranowski J., Nosal Z.: "Ukğady elektroniczne cz. I i cz. II", WNT, Warszawa, 1998 

4. Gray P.R., Hurst P.J., Lewis J.H., Meyer R.G.; Analysis and design of analog integrated circuits, 

Wiley, New York. 

5. Allen P.E., Holberg D.R.; CMOS Analog Circuit Design, Oxford 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + laboratorium 

30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (4h) + udziağ 

w egzaminie (4 h) 

70 

Przygotowanie do laboratorium, ĺwiczeŒ, zajňĺ 35 

Przygotowanie do kolokwi·w, egzaminu 16 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 125 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (70 h) 2,8 

Zajňcia o charakterze praktycznym (75h) 3,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Elektronika cyfrowa  

Course / group of courses Digital Electronics 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_19 Kod Erasmusa 06.5 

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II Semestr 3 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 1 3 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 30 3 3 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu  Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Student powinien mieĺ podstawowŃ wiedzň z zakresu algebry liniowej, podstaw fizyki p·ğprzewodnik·w i 

element·w p·ğprzewodnikowych, teorii obwod·w.  oraz powinien posiadaĺ umiejňtnoŜĺ logicznego i 

kreatywnego myŜlenia.;ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach wprowadzajŃcych: Algebra liniowa z 

geometriŃ analitycznŃ, Fizyka, Podstawy elektrotechniki. Podstawy elektroniki. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
½ƴŀ ǎǇƻǎƻōȅ ŀƴŀƭƛȊȅ ƻǊŀȊ ǎȅƴǘŜȊȅ ǳƪƱŀŘƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘ  
na poziomie bramek logicznych. 

ME1_W02 
ME1_W04 

Kolokwium 
zaliczeniowe 

EPW2 
½ƴŀ ǎǇƻǎƻōȅ ŀƴŀƭƛȊȅ ƻǊŀȊ ǎȅƴǘŜȊȅ ǳƪƱŀŘƽǿ 
kombinacyjnych z ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ŦǳƴƪǘƻǊƽǿΣ 
ƳǳƭǘƛǇƭŜƪǎŜǊƽǿ ƛ ƳƻŘǳƱƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƭƴȅŎƘΦ 

ME1_W04 
Kolokwium 
zaliczeniowe 



EPW3 

Zna sposoby analizy oraz syntezy ǳƪƱŀŘƽǿ 
sekwencyjnych ς ǇǊȊŜǊȊǳǘƴƛƪƽǿ w{Σ WYΣ 5Σ ¢Σ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ƭƛŎȊƴƛƪƽǿ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘ ƛ 
ŀǎȅƴŎƘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘΣ ǊŜƧŜǎǘǊƽǿ ƻǊŀȊ ǳƪƱŀŘǳ ǎǳƳŀǘƻǊŀΦ 

ME1_W04 
Kolokwium 
zaliczeniowe 

EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇǊƻŎŜǎ ǎȅƴǘŜȊȅ ƻǊŀȊ ŀƴŀƭƛȊȅ 
ǇǊƻǎǘȅŎƘǳƪƱŀŘƽǿ ƪƻƳōƛƴŀŎȅƧƴȅŎƘ  ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ 
bramek logicznych.  

ME1_U01ME1_U02 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 

tƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇǊƻŎŜǎ syntezy oraz analizy 
ǇǊƻǎǘȅŎƘǳƪƱŀŘƽǿ ƪƻƳōƛƴŀŎȅƧƴȅŎƘ  Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ 
ŦǳƴƪǘƻǊƽǿΣ ƳǳƭǘƛǇƭŜƪǎŜǊƽǿ ƛ ƳƻŘǳƱƽǿ 
programowalnych. 

 
ME1_U01ME1_U02 

ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ proces syntezy oraz analizy 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘǳƪƱŀŘƽǿ ǎŜƪǿŜƴŎȅƧƴȅŎƘΦ 

 
ME1_U01ME1_U02 

ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧť ǇǊƻƧŜƪǘǳ 
technicznego ŎȅŦǊƻǿȅŎƘ ǳƪƱŀŘƽǿ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅŎƘ 
w systemach mechatroniki. 

 
ME1_U01ME1_U02 

ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU5 

PƻǘǊŀŦƛ ŎȊȅǘŀŏ ȊŜ ȊǊƻȊǳƳƛŜƴƛŜƳ ƪŀǊty katalogowe, 
ƴƻǘȅ ŀǇƭƛƪŀŎȅƧƴŜ ǇƻŘȊŜǎǇƻƱƽǿ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘ oraz 
ǇƻŘƻōƴȅŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿ ƧťȊȅƪǳ 
angielskim. 

ME1_U13ME1_U14 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 
JŜǎǘ Ǝƻǘƽǿ Řƻ ƳȅǏƭŜƴƛŀ ƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ǎǇƻǎƽō 
ǇǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊŎȊȅ ƻǊŀȊ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ƪǊŜŀǘȅǿƴȅŎƘ 
ŘȊƛŀƱŀƵ. 

ME1_K02 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK2 
MȅǏƭƛ ƪǊȅǘȅŎȊƴƛŜ ƻǊŀȊ ǇǊȊŜǿƛŘǳƧŜ ƛ ȊŀǇƻōƛŜƎŀ 
ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴȅƳ ȊŀƎǊƻȍŜƴƛƻƳ ǎǘǿŀǊzanym przez 
ǎȅǎǘŜƳȅ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘ. 

ME1_K05 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

61. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

62. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

63. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

64. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

31. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowegooraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

32. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

15. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

58. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

59. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

60. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

61. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

34. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

35. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 

moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 



TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Nabycie przez student·w podstawowych wiadomoŜciami w zakresiecyfrowych ukğad·w kombinacyjnych i 

sekwencyjnych oraz nabycie umiejňtnoŜci uproszczonej analizy i projektowania tych ukğad·w. 

Elementy teorii ukğad·w logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnych.Podstawowe bramki logiczne. 

Ukğady sekwencyjne. Realizacja ukğad·w kombinacyjnych i sekwencyjnychw ukğadach 

programowalnych.Stosowane  metody i narzňdzia wspomagajŃce projektowanie ukğad·w i system·w 

cyfrowych.Wprowadzenie do zagadnieŒ zwiŃzanych z programowalnymi ukğadami FPGA. 

Contents of the study programme (short version) 

Acquisition of basic knowledge in the field of digital combinatorial and sequential circuits by students and 

acquisition of skills in simplified analysis and design of these systems. 

Elements of the theory of combinational and sequential logic circuits. Basic logic gates. Sequential systems. 

Implementation of combinational and sequential circuits in programmable systems. Methods and tools used 

to design digital circuits and systems. Introduction to issues related to programmable FPGAs. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘȅ 

1. Teoria ukğad·w logicznych kombinacyjnych. Algebra Booleôa jako narzňdzie do specyfikacji i 
optymalizacji ukğad·w cyfrowych. Podstawowe funkcje logiczne: suma, iloczyn, negacja, suma 

zanegowana, iloczyn zanegowany, suma modulo 2.  

2. Naturalny kod binarny. Transformacja liczb dziesiňtnych na liczby binarne i odwrotnie. Zapis 

·semkowy i heksadecymalny liczb binarnych. Kod BCD. Przykğady innych kod·w. 

3. Analiza, synteza i realizacja techniczna ukğad·w kombinacyjnych. Minimalizacja wyraŨeŒ logicznych 
metodŃ siatek Karnaughôa. Zarys komputerowych metody minimalizacji. 

4. Podstawowebramkilogiczne: OR, AND, NOT, NAND, NOR, Ex-OR i Ex-NOR. 

5. Kombinacyjne programowalne ukğady logiczne. Klasyczne metody analizy i syntezy ukğad·w 
logicznych sekwencyjnych.  

6. Pojňcie automatu skoŒczonego. Automat Mooreôa i Mealyôego. Klasyczne formy opisu: tablice przejŜĺ 

i wyjŜĺ, graf przejŜĺ i stan·w wyjŜciowych.  

7. Przerzutniki jako elementy pamiňci w ukğadach sekwencyjnych. Opis ukğad·w sekwencyjnych 
metodami grafowymi (sieciowymi). PrzejŜcie od sieci dziağaŒ do grafu automatu Mooreôa i Mealyôego. 

8. Realizacja techniczna ukğad·w sekwencyjnych. Przerzutniki jako elementy pamiňci w ukğadach 
sekwencyjnych. Ukğady arytmetyczne. Sekwencyjne programowalne ukğady logiczne.  

9. Synteza ukğadu synchronicznego na podstawie tablicy przejŜĺ i wyjŜĺ: kodowanie stan·w 

wewnňtrznych, wyznaczanie funkcji wzbudzeŒ i stan·w wyjŜciowych. 

10. Stosowane  metody i narzňdzia wspomagajŃce projektowanie ukğad·w i system·w cyfrowych. 

- ukğady cyfrowe opierajŃce siň na gotowych elementach katalogowych, 

- ukğady cyfrowe jako ukğady scalone projektowane od podstaw, 

- ukğady cyfrowe specjalizowane (ASIC). 

11. Wprowadzenie do zagadnieŒ zwiŃzanych z programowalnymi ukğadami FPGA. 

12. Symulacja i badanie ukğad·w sekwencyjnych i kombinowanych ï w Ŝrodowisku DSCH3.  

  Laboratorium 

/ȅƪƭ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƽǿ ƻōŜƧƳǳƧŜ ол Ƙ ȊŀƧťŏΦ tǊƻƎǊŀƳ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛǳƳ  Ƴŀ ƴŀ ŎŜƭǳ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ 
ǿƛŜŘȊȅ Ȋ ǿȅƪƱŀŘǳ Řƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǎǇǊȊťǘƻǿŜƧ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǳƪƱŀŘƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘΦ tǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀ ǎƛť ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎƻΥ 

1. .ŀŘŀƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ōǊŀƳŜƪ ƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ; 
2. tǊƻǎǘŜ  ǳƪƱŀŘȅ ƪƻƳōƛƴŀŎȅƧƴŜΤ 
3. ¦ƪƱŀŘȅ ƪƻƳōƛƴŀŎȅƧƴŜ ς ŘŜƪƻŘŜǊ ŘǿƽƧƪƻǿȅ ƴŀ  αм Ȋ пέΦ aǳƭǘƛǇƭŜƪǎŜǊΤ 
4. ¦ƪƱŀŘȅ ƪƻƳōƛƴŀŎȅƧƴŜ ς ǇƽƱǎǳƳŀǘƻǊ ƛ ǎǳƳŀǘƻǊΤ 
5. ¦ƪƱŀŘȅ ƪƻƳōƛƴŀŎȅƧƴŜ ς 5ŜƪƻŘŜǊ ǿǎƪŀȋƴƛƪŀ όǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀύ т-segmentowego; 
6. Jednostka logiczna. 1-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU); 
7. ¦ƪƱŀŘȅ ǎŜƪǿŜƴŎȅƧƴŜ ς tǊȊŜǊȊǳǘƴƛƪƛΣ ǳƪƱŀŘȅ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜΤ 
8. ¦ƪƱŀŘȅ ǎŜƪǿŜƴŎȅƧƴŜ ς [ƛŎȊƴƛƪ ǎȊŜǊŜƎƻǿȅ ŀǎȅƴŎƘǊƻƴƛŎȊƴȅΤ[ƛŎȊƴƛƪƛ ƻ ǳǎǘŀǿƛŀƴŜƧ ǇƻƧŜƳƴƻǏŎƛΤ 
9. ¦ƪƱŀŘȅ ǎŜƪǿŜƴŎȅƧƴŜ ς Liczniki jako generatory sekwencji. 
10. ¦ƪƱŀŘȅ ǎŜƪǿŜƴŎȅƧƴŜ ς Rejestry 



11. ¦ƪƱŀŘȅ ǎŜƪǿŜƴŎȅƧƴŜ ς Zegar cyfrowy 24-godzinny 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

53. Tony R. Kuphaldt, Lessons In Electric Circuits, Volume IV ς Digital Fourth Edition, November 01, 2007, 
c 2000-2014, Tony R. Kuphaldt, 

54. _ǳōŀ ¢ΦΤ  {ȅƴǘŜȊŀ ǳƪƱŀŘƽǿ ŎȅŦǊƻǿȅŎƘΣ ²Yƛ_Σ ²ŀǊǎȊŀǿŀ нллоΣ 
55. WΦ .ŀǊŀƴƻǿǎƪƛΣ .Φ YŀƭƛƴƻǿǎƪƛΣ ½Φ bƻǎŀƭΥ Ϧ¦ƪƱŀŘȅ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜ ŎȊΦ LLLΣ ¦ƪƱŀŘȅ ƛ ǎȅǎǘŜƳȅ ŎȅŦǊƻǿŜϦ²b¢Σ ²-

wa 1994, 1999. 
56. tŀǎƛŜǊōƛƵǎƪƛ WΦΣ ½ōȅǎƛƵǎƪƛ tΦΤ ¦ƪƱŀŘȅ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƭƴŜ ǿ ǇǊŀƪǘȅŎŜΣ ²Yƛ_Σ ²ŀǊǎȊŀǿŀ нллмΦ 
57. Kania D.: Ukğady logiki programowalnej podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa, 2012..  

58. DeMichelli G.: Synteza i optymalizacja ukğad·w cyfrowych, WNT, Warszawa, 1998. 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + laboratorium 

30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (4h) + udziağ 

w egzaminie (..h) 

64 

Przygotowanie do laboratorium,  opracowanie sprawozdaŒ 22 

Przygotowanie do kolokwi·w, w tym do kolokwium zaliczeniowego 10 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 100 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (64 h) 2,6 

Zajňcia o charakterze praktycznym (75h) 3,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Techniki wytwarzania i systemy montaŨu_ I  

Course / group of courses Manufacturing  Techniques andAssembly Systems I 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_20 Kod Erasmusa 6.1 

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II  Semestr 3 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 2 3 Egzamin 

Ĺ     

LO 30 3 3 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr hab. inŨ. Jan Szybka, prof. PWSZ w Tarnowie 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Zakğada siň, Ũe przed rozpoczňciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie  w zakresie 

fizyki ciağa stağego i materiağoznawstwa niezbňdnŃ do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych 

wystňpujŃcych w procesach technologicznych wytwarzania czňŜci maszyn. ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych 

w przedmiotach wprowadzajŃcych: Fizyka, Nauka o materiağach, Materiağoznawstwo. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 

aŀ ǳǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ 
ǘŜŎƘƴƛƪ ǿȅǘǿŀǊȊŀƴƛŀ Řƻ ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ 
ƳŀǎȊȅƴ ƻǊŀȊ Ȋƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿȅ ǘŜƻǊŜǘȅŎȊƴŜ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ 
stosowanych technologii. 

ME1_W03 
Egzamin 



EPW2 

aŀ ǳǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ 
ǎǘƻǎƻǿŀƴȅŎƘ Řƻ ǿȅǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƳŀǎȊȅƴΣ 
ƻǊƛŜƴǘǳƧŜ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ ǿ ƻōŜŎƴȅƳ ǎǘŀƴƛŜ ƛ ǘǊŜƴŘŀŎƘ 
rozwojowych budowy maszyn. 

ME1_W03 
Egzamin 

EPW3 
aŀ ǳǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻōǊƽōƪƛ 
ǿƛƽǊƻǿŜƧ ƛ ōŜȊǿƛƽǊƻǿŜƧ Řƻ  ǿȅǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ƛ 
ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƳŀǎȊȅƴ . 

ME1_W03 
Egzamin 

EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇǊƻǎǘŜ  ōŀŘŀƴƛŀ 
ǇƻƱŊŎȊŜƵ ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴȅŎƘΥ  ƪƭŜƧƻƴȅŎƘΣ ƴƛǘƻǿŀƴȅŎƘ ƛ 
ǏǊǳōƻǿȅŎƘΦ 

ME1_U04ME1_U05 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ƴŀƧǇǊƻǎǘǎȊŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ǎǇŀǿŀƴŜ 
ƳŜǘŀƭƛ ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇǊƽōȅ ƱŀƳŀƴƛŀ ƭǳō ȊƎƛƴŀƴƛŀ 
ǘȅŎƘ ǇƻƱŊŎȊŜƵΦ   

ME1_U04ME1_U05 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ǎŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊƻǿŀŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇǊƻŎŜǎȅ 
ǎǇŀǿŀƴƛŀ ƳŜǘŀƭƛ  ƛ ƻōǊƽōƪƛ ŜǊƻȊȅƧƴŜƧΦ 

ME1_U04ME1_U05 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 

WȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŜ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ȊŘƻōȅǘŜ ǿ 
ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ȊŀƧƳǳƧŊŎȅƳ ǎƛť ȊŀǿƻŘƻǿƻ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛŊ 
ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪŊ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵΣ 
ƻōƛŜƪǘƽǿ ƛ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ ǘȅǇƻǿȅŎƘ Řƭŀ 
mechatroniki. 

ME1_U10 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 

aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŀ ǿ ǎǇƻǎƽō 
ǇǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴȅ ƛ ǇƻƴƻǎȊŜƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ 
ǿƱŀǎƴŊ ǇǊŀŎť ƴŀ ƻōǊŀōƛŀǊƪŀŎƘ Řƻ ƻōǊƽōƪƛ 
ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳ όƻōǊƽōƪƛ ǿƛƽǊƻǿŜƧ) 

ME1_K04 

Egzamin, 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

65. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

66. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

67. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

68. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

33. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego w formie 

pisemnej lub ustnej, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

34. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

16. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

62. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

63. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

64. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 

maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

65. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

36. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

37. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 



TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Og·lna charakterystyka technik wytwarzania stosowanych do ksztağtowania czňŜci maszyn. Obr·bka 

bezwi·rowa: odlewanie, przer·bka  plastyczna, metalurgia proszk·w. Obr·bka wi·rowa: toczenie, 

wiercenie, frezowanie, obr·bka gwint·w, obr·bka k·ğ zňbatych. Narzňdzia i oprzyrzŃdowanie  stosowane 

przy obr·bce skrawaniem. 

Contents of the study programme (short version) 

General characteristics of manufacturing techniques used to shape machine parts. Chipless processing: 

casting, plastic processing, powder metallurgy. Chip machining: turning, drilling, milling, thread 

processing, machining of gears. Tools and instrumentation used in machining. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘȅ 

1. hƎƽƭƴŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ǘŜŎƘƴƛƪ ǿȅǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅŎƘ Řƻ ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀ ŎȊťǏŎƛ ƳŀǎȊȅƴΦ hōǊƽōƪŀ 
ōŜȊǳōȅǘƪƻǿŀ όōŜȊǿƛƽǊƻǿŀύΥ ƻŘƭŜǿƴƛŎǘǿƻΣ ƻōǊƽōƪŀ ǇƭŀǎǘȅŎȊƴŀΦ hōǊƽōƪŀ ǳōȅǘƪƻǿŀ όǿƛƽǊƻǿŀύΥ 
ƻōǊƽōƪŀ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳΣ ƻōǊƽōƪŀ ǏŎƛŜǊƴŀΣ ƻōǊƽōƪŀ erozyjna. 

2. tǊƻŎŜǎȅ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀ ōŜȊǿƛƽǊƻǿŜƎƻ  ƳŜǘƻŘŊ ƻŘƭŜǿŀƴƛŀΦ tƻŘǎǘŀǿȅ ǇǊƻŎŜǎǳ 
ƻŘƭŜǿŀƴƛŀ ƳŜǘŀƭƛΦ ½ƴŀŎȊŜƴƛŜ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƻŘƭŜǿŀƴȅŎƘ ǿ ōǳŘƻǿƛŜ ƳŀǎȊȅƴΦ tƻŘȊƛŀƱ ƛ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ 
ƳŜǘƻŘ ƻŘƭŜǿŀƴƛŀΦ tǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ ƴŀǊȊťŘȊƛ ƻǊŀȊ ƳŜǘŀƭǳ Řƻ ƻŘƭŜǿŀƴƛŀΦ 

3. KǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŜ ōŜȊǿƛƽǊƻǿŜ  ƳŜǘƻŘŊ ƻōǊƽōƪƛ  ǇƭŀǎǘȅŎȊƴŜƧΦtƻŘǎǘŀǿȅ ƻōǊƽōƪƛ ǇƭŀǎǘȅŎȊƴŜƧΦ  tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ 
ǇƻƧťŎƛŀ ƻōǊƽōƪƛ ǇƭŀǎǘȅŎȊƴŜƧ ǿ ǘȅƳ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƵ ǇƭŀǎǘȅŎȊƴȅŎƘ ƛ ȊƧŀǿƛǎƪŀ ǘƻǿŀǊȊȅǎȊŊŎŜ 
ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛƻƳ ǇƭŀǎǘȅŎȊƴȅƳΦ tƻŘȊƛŀƱ ƛ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ǇǊƻŎŜǎƽǿ ƻōǊƽōki plastycznej. 

4. tǊƻŎŜǎȅ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀ ōŜȊǿƛƽǊƻǿŜƎƻ  ƳŜǘŀƭǳǊƎƛƛ ǇǊƻǎȊƪƽǿΦ Podstawy metalurgii 
ǇǊƻǎȊƪƽǿΦ tǊƻŎŜǎȅ ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀ ƴŀ ƎƻǊŊŎƻ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ǎǇƛŜƪŀƴȅŎƘΦ aŀǘŜǊƛŀƱȅ ƻ ŘǳȍŜƧ ƎťǎǘƻǏŎƛ 
ƻǘǊȊȅƳȅǿŀƴŜ Ȋ ǇǊƻǎȊƪƽǿΣ ǎǇƛŜƪƽǿ ƳŜǘŀƭƛ ƛ ƪƻƳǇƻȊȅǘƽǿΦ 

5. KszǘŀƱǘƻǿŀƴƛŜ ǳōȅǘƪƻǿŜ όǿƛƽǊƻǿŜύ  ƳŜǘƻŘŊ ƻōǊƽōƪƛ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳΦ hŘƳƛŀƴȅ ƻōǊƽōƪƛ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳΦ 
tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƛ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ǇǊƻŎŜǎƽǿ ƻōǊƽōƪƛ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳΥ 

- wƻŘȊŀƧŜ ǊǳŎƘƽǿΣ ƪƛƴŜƳŀǘȅƪŀ ǎƪǊŀǿŀƴƛŀΣ ǎƛƱȅΣ ƳƻƳŜƴǘȅ ƛ ƳƻŎ ǎƪǊŀǿŀƴƛŀΤ 

- aŀǘŜǊƛŀƱȅ ƴŀǊȊťŘȊƛƻǿŜ Řƻ ƻōǊƽōƪƛ ǿƛƽǊƻǿŜƧΣ ǇƻǿƱƻƪƛΤ 

- DŜƻƳŜǘǊƛŀ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ƛ ƻǎǘǊȊŀΤ 

- ²ŀǊǎǘǿŀ ǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ Υ ƳƻŘŜƭ ȊƛƳƴȅ ƛ ƎƻǊŊŎȅΣ ǇƻŘȊƛŀƱ ǎǘǊŜŦ ǿ ǿŀǊǎǘǿƛŜ ǿƛŜǊȊŎƘƴƛŜƧΣ ǘƻǇƻƎǊŀŦƛŀ 
powierzchni toczonej przedstawiona w ǳƪƱŀŘȊƛŜ ǇƱŀǎƪƛƳ όн5ύ ƛ  ǿ ǳƪƱŀŘȊƛŜ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƴȅƳ όо5ύΣ  
profilogram powierzchni,powstawaƴƛŜ ƴŀǇǊťȍŜƵ Σ ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŜ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛΤ 

- ½ǳȍȅŎƛŜ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ς ǘǊǿŀƱƻǏŏΤ 

- /ƘƱƻŘȊƛǿŀΤ 

- Toczenie; 

- Wytaczanie; 

- {ǘǊǳƎŀƴƛŜ ƛ ŘƱǳǘƻǿŀƴƛŜΤ 

- ²ƛŜǊŎŜƴƛŜΣ ǊƻȊǿƛŜǊŎŀƴƛŜΣ ǇƻƎƱťōƛŀƴƛŜΣ ƴŀǿƛŜǊŎŀƴƛŜΤ 

- Frezowanie; 

- Przecinanie; 

- tǊȊŜŎƛŊƎŀƴƛŜΤ 

- hōǊƽōƪŀ ƎǿƛƴǘƽǿΤ 

- hōǊƽōƪŀ ƪƽƱ ȊťōŀǘȅŎƘΦ 
6. bŀǊȊťŘȊƛŀ ƛ ƻǇǊȊȅǊȊŊŘƻǿŀƴƛŜ ƻōǊƽōƪƻǿŜΥ ƳƻŎƻǿŀƴƛŜ ƴŀǊȊťŘȊƛ ǘƻƪŀǊǎƪƛŎƘΣ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ƻōǊŀōƛŀǊŜƪ ƛ 
ǳŎƘǿȅǘƽǿΣ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƴŀǊȊťŘȊƛƻǿȅŎƘΣ ǳŎƘǿȅǘȅ ƛ ƻǇǊȊȅǊȊŊŘƻǿŀƴƛŜ ƴŀǊȊťŘȊƛƻǿŜΣ 
ǎȅǎǘŜƳȅ ƴŀǊȊťŘȊƛƻǿŜ ƛ ƻǇǊŀǿƪƛ Řƻ ǘƻƪŀǊŜƪΦ 

7. Projektowanie i wykƻƴŀǿǎǘǿƻΥ ǿŀǊǳƴƪƛ ǎƪǊŀǿŀƴƛŀ ƛ ƻōǊŀōƛŀƭƴƻǏŏ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΣ ŘƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ƻōǊƽōƪƛ 
skrawania. 

8. !ǳǘƻƳŀǘȅȊŀŎƧŀ ƻōǊƽōƪƛ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳΦ 
 
 
 
 



9. Szlifowanie:  

- tǊȊŜȊƴŀŎȊŜƴƛŜΣ ƻŘƳƛŀƴȅΣ ƪƛƴŜƳŀǘȅƪŀ ƻōǊƽōƪƛΤ ǎȊƭƛŦƛŜǊƪƛΤ ƳŀǘŜǊƛŀƱȅ ǏŎƛŜǊƴŜΣ ōǳŘƻǿŀ ǏŎƛŜǊƴƛŎ ƛ ƛŎƘ 
ǿƱŀǎƴƻǏŎƛΤ ȊŀǎŀŘȅ ŘƻōƻǊǳ ƛ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ ǏŎƛŜǊƴƛŎΤ ŘƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ƻōǊƽōƪƛΣ ƧŀƪƻǏŏ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ 
ƻōǊƻōƛƻƴŜƧΤ ŘƻōƽǊ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ƻōǊƽōƪƛΦ  

- hōǊƽōƪŀ ōŀǊŘȊƻ ŘƻƪƱŀŘƴŀ - ǏŎƛŜǊƴŀ όƎƱŀŘȊŜƴƛŜΣ ŘƻƎƱŀŘȊŀƴƛŜΣ ŘƻŎƛŜǊŀƴƛŜΣ ǇƻƭŜǊƻǿŀƴƛŜύΥ 
ƪƛƴŜƳŀǘȅƪŀ ƻōǊƽōƪƛΤ ƴŀǊȊťŘȊƛŀΤ ŘƻƪƱŀŘƴƻǏŏ ƻōǊƽōƪƛΣ ƧŀƪƻǏŏ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƻōǊƻōƛƻƴŜƧΤ ŘƻōƽǊ 
ǿŀǊǳƴƪƽǿ ƻōǊƽōƪƛΦ  

10. hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƛ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ǇǊŀŎȅ ǿ ƻōǊƽōŎŜ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳ ƛ ǎȊƭƛŦƻǿŀƴƛǳΦ 

Laboratorium 

² ǊŀƳŀŎƘ ȊŀƧťŏ ƭŀōƻǊŀǘƻǊȅƧƴȅŎƘ ǎǘǳŘŜƴŎƛ ȊŀǇƻȊƴŀƧŊ ǎƛť Ȋ ōǳŘƻǿŊ ƻǊŀȊ ȊŀǎŀŘŀƳƛ ƻōǎƱǳƎƛ ƻōǊŀōƛŀǊŜƪΤ 
ǇƻƳƻŎŀƳƛ ǿŀǊǎȊǘŀǘƻǿȅƳƛΤ ǎǇƻǎƻōŀƳƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ȊŀōƛŜƎƽǿ ƻōǊƽōƪƻǿȅŎƘΤ ōŀŘŀƧŊ ǿǇƱȅǿ 
ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ƴŀ ƧŀƪƻǏŏ ƻōǊƽōƪƛΦ 
½ŀƧťŎƛŀ ƻōŜƧƳǳƧŊΥ 

- hōǊƽōƪť ƴŀ tokarkach, frezarkach, wiertarkach i szlifierkach. 

- 5ƻōƽǊ ƴŀǊȊťŘȊƛ ƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ƻōǊƽōƪƛ Řƭŀ ȊŀōƛŜƎƽǿ ǘƻŎȊŜƴƛŀ ƛ ŦǊŜȊƻǿŀƴƛŀ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ƪŀǘŀƭƻƎƽǿ 
ƛ ƴƻǊƳŀǘȅǿƽǿΦ 

- tǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ōŀȊ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿȅŎƘ Řƻ ŘƻōƻǊǳ ƴŀǊȊťŘȊƛ ƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ƻōǊƽōƪƛ Řƭŀ 
wybranyŎƘ ȊŀōƛŜƎƽǿ ƻōǊƽōƪƻǿȅŎƘΦ 

¢ŜƳŀǘȅ ŏǿƛŎȊŜƵ ƭŀōƻǊŀǘƻǊȅƧƴȅŎƘΥ 
1. hōǊƽōƪŀ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳ όǿƛƽǊƻǿŀύΣ ǘƻŎȊŜƴƛŜΦ 5ƻōƽǊ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ƻōǊƽōƪƛΦ YǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŜ ǿŀǊǎǘǿȅ 

wierzchniej. (10 h) 
2. hōǊƽōƪŀ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳ όǿƛƽǊƻǿŀύΣ ŦǊŜȊƻǿŀƴƛŜΦ 5ƻōƽǊ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ƻōǊƽōƪƛΦ YǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŜ ǿŀǊǎǘǿȅ 

wierzchniej. (10 h) 
3. hōǊƽōƪŀ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳ όǿƛƽǊƻǿŀύΣ ǿƛŜǊŎŜƴƛŜ ƛ ǊƻȊǿƛŜǊŎŀƴƛŜΦ 5ƻōƽǊ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ƻōǊƽōƪƛΦ YǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŜ 

warstwy wierzchniej. (5 h) 
4. hōǊƽōƪŀ ǎƪǊŀǿŀƴƛŜƳΣ ǎȊƭƛŦƻǿŀƴƛŜ ǏŎƛŜǊƴƛŎƻǿŜ ƛ ǘŀǏƳƻǿŜΦ 5ƻōƽǊ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ƻōǊƽōƪƛΦ YǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŜ 

warstwy wierzchniej. (5 h) 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

59. Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obr·bki mechanicznej i erozyjnej, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. 

60. M. Feld: Podstawy projektowania proces·w technologicznych typowych czňŜci maszyn. WNT, 

Warszawa 2007 r. 

61. Cichosz P.: Techniki wytwarzania - Obr·bka ubytkowa, Laboratorium, CzňŜĺ I i II. Oficyna 

Wydawnicza PWr, Wrocğaw, 2002 i 2008. 

62. ÀŜōǊƻǿǎƪƛ IΦΥ ¢ŜŎƘƴƛƪƛ ǿȅǘǿŀǊȊŀƴƛŀ - hōǊƽōƪŀ ǿƛƽǊƻǿŀΣ ǏŎƛŜǊƴŀ ƛ ŜǊƻȊȅƧƴŀΣ hŦƛŎΦ ²ȅŘΦ tΦ ²ǊΦ ²ǊƻŎƱŀǿ 
2004. 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + laboratorium 

(30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (4h) + udziağ 

w egzaminie (5 h) 

69 

Przygotowanie do laboratorium, zajňĺ, opracowanie sprawozdaŒ 32 

Przygotowanie do kolokwi·w i egzaminu 18 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 6 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 125 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (69 h) 2,8 

Zajňcia o charakterze praktycznym (76h) 3,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Techniki wytwarzania i systemy montaŨu _II 

Course / group of courses Manufacturing  Techniques and Assembly Systems_ II  

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_21 Kod Erasmusa 6.1 

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II  Semestr 4 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 4 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 15 1 4 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr hab. inŨ. Jan Szybka, prof. PWSZ w Tarnowie 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Zakğada siň, Ũe przed rozpoczňciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie  w zakresie 

fizyki ciağa stağego i materiağoznawstwa oraz zna techniki wytwarzania stosowane do ksztağtowania czňŜci 

maszyn ï poznane w pierwszej czňŜci wykğadu: ĂTechniki wytwarzania i systemy montaŨu Iò. ZnajomoŜĺ 

zagadnieŒ zawartych w przedmiotach wprowadzajŃcych: Fizyka, Nauka o materiağach, Materiağoznawstwo, 

Techniki wytwarzania i systemy montaŨu _I. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku  studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 

aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻōǊƽōƪƛ 

ŜǊƻȊȅƧƴŜƧΣ ƻōǊƽōƪƛ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛƻǿŜƧ ƛ ŎƛŜǇƭƴƻ-

chemicznej. 

ME1_W03 
Kolokwium zaliczeniowe 



EPW2 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƵ 

ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴȅŎƘΥ ƪƭŜƧƻƴȅŎƘΣ ƴƛǘƻǿŀƴȅŎƘΣ ǏǊǳōƻǿȅŎƘΦ 
ME1_W03 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPW3 
aŀ ǳǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴŊ ǿƛŜŘȊť ƴŀ ǘŜƳŀǘ  ǇǊƻŎŜǎƽǿ ƛ 

metod spawania metali. 
ME1_W03 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPU1 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇǊƻǎǘŜ  ōŀŘŀƴƛŀ 
ǇƻƱŊŎȊŜƵ ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴȅŎƘΥ  ƪƭŜƧƻƴȅŎƘΣ nitowanych i 
ǏǊǳōƻǿȅŎƘΦ 

ME1_U04ME1_U05 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ƴŀƧǇǊƻǎǘǎȊŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ǎǇŀǿŀƴŜ 
ƳŜǘŀƭƛ ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇǊƽōȅ ƱŀƳŀƴƛŀ ƭǳō ȊƎƛƴŀƴƛŀ 
ǘȅŎƘ ǇƻƱŊŎȊŜƵΦ   

ME1_U04ME1_U05 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ǎŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊƻǿŀŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇǊƻŎŜǎȅ 
ǎǇŀǿŀƴƛŀ ƳŜǘŀƭƛ  ƛ ƻōǊƽōƪƛ ŜǊƻȊȅƧƴŜƧΦ 

ME1_U04ME1_U05 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 

WȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŜ ŘƻǏwiadczenie praktyczne zdobyte 
w ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ȊŀƧƳǳƧŊŎȅƳ ǎƛť ȊŀǿƻŘƻǿƻ 
ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛŊ ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪŊ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŜƳ 
ǳǊȊŊŘȊŜƵΣ ƻōƛŜƪǘƽǿ ƛ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ 
typowych dla mechatroniki. 

ME1_U10 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 

aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŀ ǿ ǎǇƻǎƽō 

profesjonalny i ǇƻƴƻǎȊŜƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ 

ǿƱŀǎƴŊ ǇǊŀŎť ǇǊȊȅ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀŎƘ ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴȅŎƘ 

ƳŜǘŀƭƛΣ ŀ ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ǇǊȊȅ ǎǇawaniu. 

ME1_K03 
ME1_K04 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

69. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

70. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

71. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

72. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

35. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

36. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

17. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

66. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

67. W czasie semestru przeprowadzane jest kolokwium sprawdzajŃce, za kt·re moŨna otrzymaĺ od 0 do 40 

punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna z otrzymaniem zerowej 

liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ nieobecnoŜĺ na kolokwium 

moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

68. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 

maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

69. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

38. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

39. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 



 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Obr·bka erozyjna; Obr·bka powierzchniowa i cieplno-chemiczna; PoğŃczenia rozğŃczne i nierozğŃczne; 

Spawanie metali;  

Contents of the study programme (short version) 

Erosion treatment; Surface and thermo-chemical treatment; Separable and inseparable connections; Welding 

of metals; 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘȅ 

1. hōǊƽōƪŀ ŜǊƻȊȅƧƴŀΥ  

- ²ƛŀŘƻƳƻǏŎƛ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƻ ƻōǊƽōŎŜ ŜǊƻȊȅƧƴŜƧΦ  

- YǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŜ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƳŜǘƻŘŀƳƛ ŜǊƻȊȅƧƴȅƳƛΦ  

- /ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ƻŘƳƛŀƴ ƻōǊƽōƪƛ ŜƭŜƪǘǊƻŜǊƻȊȅƧƴŜƧΣ ŜƭŜƪǘǊƻŎƘŜƳƛŎȊƴŜƧ ƛ ǎǘǊǳƳƛŜƴƛƻǿƻ-erozyjnej 
(2h). 

2. hōǊƽōƪŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛƻǿŀ ƛ ŎƛŜǇƭƴƻ-ŎƘŜƳƛŎȊƴŀΦ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŀ ƴŀƪƱŀŘŀƴƛŀ ǇƻǿƱƻƪ ƛ ǇƻƪǊȅŏ ƻŎƘǊƻƴƴȅŎƘ 
(1h);.  

3. Rodzaje ǇƻƱŊŎȊŜƵΦ tƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴŜ- ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ƪƭŜƧƻƴŜΦ [ǳǘƻǿŀƴƛŜ ƳŜǘŀƭƛ-ǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ 
ȊƱŊŎȊŀΣ ǊƻŘȊŀƧŜ ƭǳǘƽǿ ƛ ǘƻǇƴƛƪƽǿ όоƘύΦ tƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ƴƛǘƻǿŀƴŜΦ tƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ǏǊǳōƻǿŜΤ 

4. Spawanie metali ςǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƻ ǇǊƻŎŜǎŀŎƘ ǎǇŀǿŀƴƛŀΣ ƳŜǘƻŘȅ ǎǇŀǿŀƴƛŀΦ wƻŘȊŀƧŜ ȊƱŊŎȊȅ 
spawanych (2h); 

5. {ǇŀǿŀƴƛŜ ƱǳƪƻǿŜ ŜƭŜƪǘǊƻŘŊ ƻǘǳƭƻƴŊΣ ŜƭŜƪǘǊƻŘŊ ǘƻǇƭƛǿŊ ƛ ƴƛŜǘƻǇƭƛǿŊ ǿ ƻǎƱƻƴƛŜ ƎŀȊƽǿΣ ǎǇŀǿŀƴƛŜ 
gazowe (2h); 

6. aŀǘŜǊƛŀƱȅ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ Řƻ ǎǇŀǿŀƴƛŀΣ ǎǇŀǿŀƭƴƻǏŏ ǎǘŀƭƛΣ ƎǊǳǇȅ ƳŀǘŜǊƛŀƱƻǿŜΦ aŀǘŜǊƛŀƱȅ ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ Řƻ 
spawania, Instrukcja technologƛŎȊƴŀ ǎǇŀǿŀƴƛŀ hŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊŜΣ ȊŀōƛŜƎƛ ŎƛŜǇƭƴŜ ǿ procesach 
spawalniczych (2h); 

7. bƛŜȊƎƻŘƴƻǏŎƛ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊŜΣ ǎǇƻǎƻōȅ ƻŎŜƴȅ ǇƻƱŊŎȊŜƵ ǎǇŀǿŀƴȅŎƘΦ ²ȅƳŀƎŀƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛƛ 
spawania (egzamin spawaczy) (1h); 

8. {ǇŀǿŀƴƛŜ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ǇƻŘƭŜƎŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜǇƛǎƻƳ ŘƻȊƻǊǳ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜƎƻΦ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŎƛťŎƛŀ ǘƭŜƴƻǿŜƎƻΣ 
ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƵ ǎǇŀǿŀƴȅŎƘ όнƘύΦ 

Laboratorium 

1. .ŀŘŀƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƵ ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴȅŎƘ ƪƭŜƧƻƴȅŎƘ όнƘύΤ 
2. .ŀŘŀƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƵ ƴƛŜǊƻȊƱŊŎȊƴȅŎƘ ƴƛǘƻǿŀƴȅŎƘ ƛ ǏǊǳōƻǿȅŎƘ όнƘύΤ 
3. ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŀ Řƻ ǎǇŀǿŀƴƛŀ ƛ ƭǳǘƻǿŀƴƛŀΦ ½ŀǎŀŘȅ .It ǿ ǇǊŀŎŀŎƘ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊȅŎƘΦ [ǳǘƻǿŀƴƛŀ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ 
ƳŜǘŀƭƻǿȅŎƘΣ ōŀŘŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ȊƱŊŎȊŀ όоƘύΤ 

4. _ŊŎȊŜƴƛŜ ǊƽȍƴȅŎƘ ƳŜǘŀƭƛ ǇǊȊŜȊ ǎǇŀǿŀƴƛŜ όнƘύΤ 
5. {ǇŀǿŀƴƛŜ ȊƱŊŎȊŀ ǘŜƻǿŜƎƻ ς ǇǊƽōŀ ƱŀƳŀƴƛŀ όнƘύΤ 
6. {ǇŀǿŀƴƛŜ ȊƱŊŎȊŀ ŘƻŎȊƻƱƻǿŜƎƻ ς ǇǊƽōŀ ȊƎƛƴŀƴƛŀ όнƘύΤ 
7. /ƛťŎƛŜ ǘŜǊƳƛŎȊƴŜ ƳŜǘŀƭƛ όнƘύΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

63. Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obr·bki mechanicznej i erozyjnej, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. 

64. Skoĺ A., Spağek J., Podstawy Konstrukcji Maszyn, t. 1, Warszawa: WNT, 2006 

65.  K. Ferenc - Spawalnictwo WNT Warszawa 2007 

66. 2. A. Klimpel- Spawanie, zgrzewanie i ciňcie metali ïtechnologie WNT Warszawa 1999 

67. оΦ tǊŀŎŀ ȊōƛƻǊƻǿŀ tƻǊŀŘƴƛƪ LƴȍȅƴƛŜǊŀ {ǇŀǿŀƭƴƛŎǘǿƻ ²b¢Φ 

 

  



Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem: udziağ w zajňciach ï wykğad (15 h.) + laboratorium 

(15 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (4 h) + udziağ 

w egzaminie (.. h) 

34 

Przygotowanie do laboratorium, zajňĺ, opracowanie sprawozdaŒ 10 

Przygotowanie do kolokwi·w  8 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 56 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (34 h) 1,2 

Zajňcia o charakterze praktycznym (28 h) 1,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Maszyny sterowane numerycznie CNC 

Course / group of courses Numerically controlled CNC machines 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_22 Kod Erasmusa 6.1 

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II  Semestr 4 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 21 1 4 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 30 2 4 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Dr hab. inŨ. Jan Szybka, prof. PWSZ w Tarnowie 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Zakğada siň, Ũe przed rozpoczňciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie  w zakresie 

podstaw konstrukcji maszyn i  podstaw sterowania.ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach 

wprowadzajŃcych: Grafika inŨynierska, Mechanika techniczna, WytrzymağoŜĺ materiağ·w, Podstawy 

elektrotechniki, Techniki wytwarzania i systemy montaŨu I/II . Podstawy automatyki; 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 Zna podstawy  budowy maszyn CNC. 
ME1_W02 
ME1_W04 
ME1_W06 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPW2 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛƛ ƻōǊƽōƪƛ 
na maszynach CNC 

ME1_W08 
EM1_W09 

Kolokwium zaliczeniowe 



EPW3 
aŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ podstaw  
programowania maszyn CNC 

ME1_W04 
ME1_W06 
ME1_W09 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPW4 

Zna podstawy oprogramowania maszyny CNC na 
ǇǊȊȅƪƱŀŘȊƛŜ frezarki EMCO CONCEPT MILL 55 
z oprogramowaniem sterowniczym firmy SIEMENS 
(SINUMERIK). 

ME1_W04 
ME1_W06 
ME1_W09 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPU1 
PotrŀŦƛ ƻōǎƱǳƎƛǿŀŏ ƻōǊŀōƛŀǊƪƛ /b/ ǿ zakresie 
ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎȅƳ ƴŀ ǘŜǎǘƻǿŀƴƛŜ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 
takich maszyn w stopniu podstawowym 

ME1_U01 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
tƻǘǊŀŦƛ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀŏ ƻōǊŀōƛŀǊƪƛ /b/ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ 
ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎȅƳ ƴŀ ǘŜǎǘƻǿŀƴƛŜ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 
takich maszyn w stopniu podstawowym 

ME1_U01 
ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ȊŀǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀŏ ǿȅōǊŀƴŜ ŎȅƪƭŜ ƻōǊƽōƪƛ ǘƻŎȊŜƴƛŀ 
i frezowania. 

ME1_U03 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 
PƻǘǊŀŦƛ ǿŜǊȅŦƛƪƻǿŀŏ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŏ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ǎǘŜǊǳƧŊŎŜƎƻ 
dla wybranej maszyny sterowanej numerycznie. 

ME1_U04 
ME1_U06 
ME1_U07 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU5 
UƳƛŜ ƪƻƳǳƴƛƪƻǿŀŏ ǎƛť Ȋ ƻǘƻŎȊŜƴƛŜƳ Ȋ ǳȍȅŎƛŜƳ 
ǎǇŜŎƧŀƭƛǎǘȅŎȊƴŜƧ ǘŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛƛΣ ƻŎŜƴƛŀŏ ǊƽȍƴŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ 
ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜ ƛ Řȅǎƪǳǘƻǿŀŏ ƻ ƴƛŎƘ 

ME1_U15 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 

JŜǎǘ Ǝƻǘƽǿ Řƻ stosowania i kultywowania zasad etyki 
ȊŀǿƻŘƻǿŜƧ ƛƴȍȅƴƛŜǊŀ ƻǊŀȊ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ƛ ƘƛƎƛŜƴȅ 
ǇǊŀŎȅ Ƨŀƪƻ ǿȊƻǊŎƽǿ ǿƱŀǏŎƛǿŜƎƻ ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŀΣ Ƴŀ 
ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ƴŜƎŀǘȅǿƴȅŎƘ ǎƪǳǘƪƽǿ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ 
ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŀ ƴƛŜŜǘȅŎȊƴŜƎƻ 

ME1_K04 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

73. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 

kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

74. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

75. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

76. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

37. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

38. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

18. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

70. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

71. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

72. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 

maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

73. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

40. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

41. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 



 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie student·w z podstawami budowy obrabiarek sterowanych numerycznie 

CNC, ich obsğugi oraz programowania, a takŨe niezbňdnymi wiadomoŜciami dotyczŃcymi technologii 

obr·bki oraz diagnostyki procesu skrawania. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to familiarize students with the basics of CNC machine tools construction, their 

operation and programming, as well as the necessary information on machining technology and cutting 

process diagnostics. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘȅ 

1. tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǊƽȍƴƛŎŜ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎȅƧƴŜ ǇƻƳƛťŘȊȅ ƻōǊŀōƛŀǊƪŀƳƛ ƪƭŀǎȅŎȊƴȅƳƛ ƛ ƻōǊŀōƛŀǊƪŀƳƛ /b/Φ 
Podstawy budowy maszyn CNC: Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie. Struktura 
sterowania numerycznego obrabiarek. Osie sterowane numerycznie. Odmiany konstrukcyjne 
obrabiarek sterowanych numerycznie. 

2. ¦ƪƱŀŘȅ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ƴǳƳŜǊȅŎȊƴŜƎƻ /b/Φ YƻǊǇǳǎȅ ƛ ǇǊƻǿŀŘƴƛŎŜΦ ½ŜǎǇƻƱȅ ƴŀǇťŘƻǿŜΦ ¦ƪƱŀŘȅ ǇƻƳƛŀǊǳ 
ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ ƛ ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛŀΦ ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŀ Řƻ ǿȅƳƛŀƴȅ ƴŀǊȊťŘȊƛΦ 

3. ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Řƻ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛƛ ƻōǊƽōƪƛ ƴŀ ƳŀǎȊȅƴŀŎƘ /b/Υ ¢ƻŎȊŜƴƛŜΣ ŦǊŜȊƻǿŀƴƛŜΣ ǿƛŜǊŎŜƴƛŜ-
ƪƛƴŜƳŀǘȅƪŀΣ ƴŀǊȊťŘȊƛŀΣ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǎƪǊŀǿŀƴƛŀΦ 

4. Podstawy programowania maszyn CNC: Programowanie funkcji przygotowawczych wykonania ruchu. 
tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƛƴǘŜǊǇƻƭŀŎƧƛ ƭƛƴƛƻǿŜƧΦ tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƛƴǘŜǊǇƻƭŀŎƧƛ ƪƻƱƻǿŜƧ 

- tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƻōǊƽōƪƛ ƎǿƛƴǘƽǿΦ tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ŦǳƴƪŎƧƛ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǳƪƱŀŘŀƳƛ ǿǎǇƽƱǊȊťŘƴȅŎƘ ƛ 
ich transformacjami. Inne funkcje przygotowawcze 

- Programowanie parametryczne. 

- tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ŦǳƴƪŎƧƛ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ƴŀǊȊťŘȊƛŜƳ ƛ ƧŜƎƻ ǿȅƳƛŀǊŀƳƛΦ tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ 
parametryczne. Programowanie funkcji technologicznych. Programowanie funkcji pomocniczych. 

- tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ Ŏȅƪƭƛ ƻōǊƽōƪƻǿȅŎƘΦ /ȅƪƭŜ ƻōǊƽōƪƛ ǿƛŜǊǘŀǊǎƪƛŜƧΦ /ȅƪƭŜ ƻōǊƽōƪƛ ŦǊŜȊŀǊǎƪƛŜƧΦ /ȅƪƭŜ 
ƻōǊƽōƪƛ ǘƻƪŀǊǎƪƛŜƧΦ 

- Wprowadzenie do programowania automatycznego CAD/CAM. 

- Obrabiarki sterowane numerycznie - ǇƻŘǎǘŀǿȅ ƻōǎƱǳƎƛ ƛ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀΦ 

- Bazowanie obrabiarek CNC. Ustawienie przedmiotu obrabianego. OkǊŜǏƭŀƴƛŜ ǿȅƳƛŀǊƽǿ ƴŀǊȊťŘȊƛΦ 
5. Diagnostyka procesu skrawania na maszynach CNC. 

Laboratorium 

1. WťȊȅƪΦ [ƛǎǘŀ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ /!5κ/!a 9{twL¢ Řƭŀ  ƻōǊƽōƪƛ /b/ ƴŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘȊƛŜ ŦǊŜȊŀǊƪƛ 
EMCO CONCEPT MILL 55 z oprogramowaniem sterowniczym firmy SIEMENS 
ό{Lb¦a9wLYύΦtǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƻōǊƽōƪƛ ƎǿƛƴǘƽǿΦ tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ŦǳƴƪŎƧƛ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǳƪƱŀŘŀƳƛ 
ǿǎǇƽƱǊȊťŘƴȅŎƘ ƛ ƛŎƘ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƧŀƳƛΦ LƴƴŜ ŦǳƴƪŎƧŜ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀǿŎȊŜΦ 

2. Programowanie parametryczne. 
3. tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ŦǳƴƪŎƧƛ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ƴŀǊȊťŘȊƛŜƳ ƛ ƧŜƎƻ ǿȅƳƛŀǊŀƳƛΦ tǊƻƎǊŀƳƻǿŀnie parametryczne. 

Programowanie funkcji technologicznych. Programowanie funkcji pomocniczych. 
4. tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ Ŏȅƪƭƛ ƻōǊƽōƪƻǿȅŎƘΦ /ȅƪƭŜ ƻōǊƽōƪƛ ǿƛŜǊǘŀǊǎƪƛŜƧΦ /ȅƪƭŜ ƻōǊƽōƪƛ ŦǊŜȊŀǊǎƪƛŜƧΦ /ȅƪƭŜ ƻōǊƽōƪƛ 

tokarskiej. 
5. Bazowanie obrabiarek CNC. Ustawienie przedmiotu ƻōǊŀōƛŀƴŜƎƻΦ hƪǊŜǏƭŀƴƛŜ ǿȅƳƛŀǊƽǿ ƴŀǊȊťŘȊƛΦ 
6. ¦ǊǳŎƘŀƳƛŀƴƛŜ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƴŀ ƻōǊŀōƛŀǊƪŀŎƘ /b/-frezarki. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

68. Niesğony P., Grzesik W. Programowanie obrabiarek CNC , PWN, Warszawa, 2016. 

69. Habrat W. ĂObsğuga i programowanie obrabiarek CNC. Podrňcznik operatoraò,Wydawnictwo KaBe, 

2007. 

70. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009 



71. bƛƪƛŜƭ DΦΣ tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƻōǊŀōƛŀǊŜƪ /b/ ƴŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘȊƛŜ ǳƪƱŀŘǳ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ {ƛƴǳƳŜǊƛƪ умл5κупл5Σ 
Wydawnictwo Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-.ƛŀƱŀ нллпΦ 

72. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obr·bki skrawaniem. WNT 2000. 

73. Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami I robotami przemysğowymi. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocğawskiej, Wrocğaw 1995. 

74. Strona internetowa: www.cnc.pl.  

Instrukcja programowania tokarek z ukğadami CNC 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie 

studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem:udziağ w zajňciach ï wykğad (21 h.) + laboratorium (30 

h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (4h) + udziağ w egzaminie 

(.. h) 

55 

Przygotowanie do laboratorium, zajňĺ, opracowanie sprawozdaŒ. 12 

Przygotowanie do kolokwi·w  8 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 2 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 77 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (55 h) 2,1 

Zajňcia o charakterze praktycznym (52h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  

http://www.cnc.pl/
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SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Technika sensorowa 

Course / group of courses Sensors Technology 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_23 Kod Erasmusa 06.5 

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II  Semestr 4 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 1 4 zaliczenie z ocenŃ 

Ĺ     

LO 30 2 4 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Zakğada siň, Ũe przed rozpoczňciem nauki niniejszego przedmiotu student powinien znaĺ podstawy 

elektrotechniki,  metrologii,analizy i przetwarzanie sygnağ·w, oraz znaĺ podstawowe zasady analizy i prezentacji 

danych..ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach wprowadzajŃcych: Rachunek prawdopodobieŒstwa i 

statystyka, Podstawy elektrotechniki, Podstawy metrologii, Analiza i przetwarzanie sygnağ·w; 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 
Zna ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǊƻŘȊŀƧƽǿ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ !-C i C-A, ich 
ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ ƛ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜ ƻǊŀȊ ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊŜ 
ƻōǎȊŀǊȅ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƵΦ. 

ME1_W02 
ME1_W04 
ME1_W06 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPW2 
Zna podstawowe bloki funkcjonalne analogowego toru 
ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ǎȅƎƴŀƱƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ ƛ ƛŎƘ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛΦ 

ME1_W02 
ME1_W04 
ME1_W06 

Kolokwium zaliczeniowe 



EPW3 
Mŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ōǳŘƻǿȅ ƛ 
funkcjonowania wybranych ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ. 

ME1_W02 
ME1_W04 
ME1_W06 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPW4 
Zna i rozumie metody wyznaczania wybranych 
ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ. 

ME1_W02 
ME1_W04 
ME1_W06 

Kolokwium zaliczeniowe 

EPU1 
PƻǘǊŀŦƛ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀŏ ǇǊƻǎǘȅ ǎȅǎǘŜƳ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ do 
wyznaczania  ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘΦ 

ME1_U03 
ME1_U07 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
PƻǘǊŀŦƛ ǇƻƱŊŎȊȅŏ ǳƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ ƛ ǿȅȊƴŀŎȊȅŏ 
podstawowe charakterystyki przetwarzania wybranych 
ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ. 

ME1_U03 
ME1_U07 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
tƻǘǊŀŦƛ ǎƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀŏ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜ ǳƪƱŀŘȅ 

pomiarowe do  pomiar u ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅŎƘ. 

ME1_U03 
ME1_U07 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 

PƻǘǊŀŦƛ ǇƻȊȅǎƪƛǿŀŏ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ Ȋ literatury, baz danych i 
ƛƴƴȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱΤ ǇƻǘǊŀŦƛ ƛƴǘŜƎǊƻǿŀŏ ǳȊȅǎƪŀƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜΣ 
Řƻƪƻƴȅǿŀŏ ƛŎƘ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƧƛΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǿȅŎƛŊƎŀŏ ǿƴƛƻǎƪƛ 
ƻǊŀȊ ŦƻǊƳǳƱƻǿŀŏ ƛ ǳȊŀǎŀŘƴƛŀŏ ƻǇƛƴƛŜ. 

ME1_U11 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 
aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ȊƴŀŎȊŜƴƛŀ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ǇǊŀŎȅ ǳƪƱŀŘƽǿ 
pomiarowych w pozyskiwaniu informacji z procesu, 
ƻōƛŜƪǘƽǿƭǳō ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ 

ME1_K03 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK2 
aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ Ǌƻƭƛ ƛ ȊƴŀŎȊŜƴƛŀ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ 
pomiarowych we wszystkich dziedzinach nauk 
ƛƴȍȅƴƛŜǊȅƧƴƻ - technicznych. 

ME1_K03 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

77. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

78. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

79. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

80. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

39. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz  wymagana 

jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

40. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

19. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

74. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

75. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

76. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 
maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

77. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

42. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

43. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 

moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 



 

TreŜci programowe (skr·cony opis) 

Celem przedmiotu jest  zapoznanie student·w z podstawami budowy, funkcjonowania i obszarami 

zastosowaŒ czujnik·w pomiarowych., jak r·wnieŨ uksztağtowanie wŜr·d student·w umiejňtnoŜci 

wyznaczania charakterystyk wybranych czujnik·w pomiarowych i projektowania prostych system·w 

pomiarowych. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to familiarize students with the basics of construction, operation and application 

areas of measurement sensors, as well to shape students' skills in determining the characteristics of selected 

sensors and designing simple measurement systems. 

TreŜci programowe (peğny opis) 

²ȅƪƱŀŘ 

1. ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜΦ tǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪΣ ŎȊǳƧƴƛƪΣ ǎŜƴǎƻǊΦ YƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ƛ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿΦ  
2. ²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ ƛ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ pomiarowych. Operacje wykonywane przez 
ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅΣ ōƱŊŘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅΣ ŀǇǊƻƪǎȅƳŀŎƧŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜƧ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀΣ 
ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜΣ ƳƻŘŜƭŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘΣ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴƛŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ ǿ 
ǘƻǊȊŜ ǎȅƎƴŀƱƻǿȅƳΦ 

3. Cyfrowa technika pomiarowa: przetwarzanie analogowo cyfrowe i analogowo-cyfrowe. 
/ƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ǊƻŘȊŀƧƽǿ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ !κ/ ƛ /κ!Φ  

4. ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Řƻ ǇƻƳƛŀǊƽǿ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ƴƛŜŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ƳŜǘƻŘŀƳƛ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅƳƛΦ YƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ƛ 
podstawowe obszary zastƻǎƻǿŀƵ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿΦ /ȊǳƧƴƛƪƛ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴŜΦ 

5. ¦ƪƱŀŘȅ ƪƻƴŘȅŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀ ǎȅƎƴŀƱƽǿ ǿȅƧǏŎƛƻǿȅŎƘ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘΦ hƎƽƭƴŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ 
ǇŀǊŀƳŜǘǊȅŎȊƴȅŎƘ όǊŜȊȅǎǘŀƴŎȅƧƴȅŎƘ ƛ ǊŜŀƪǘŀƴŎȅƧƴȅŎƘύ ƻǊŀȊ ƎŜƴŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘΦ 
¦ƪƱŀŘȅ ƪƻƴŘȅŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎŜ Ȋ ŎȊǳƧƴƛƪŀƳƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅŎȊƴȅƳƛ ƛ ƎŜƴŜǊŀŎȅƧƴȅƳƛΦ 

6. tƻƳƛŀǊȅ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅΥ ǘŜǊƳƻƳŜǘǊȅ ǊŜȊȅǎǘŀƴŎȅƧƴŜΣ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƛ ǊŜȊȅǎǘŀƴŎȅƧƴŜ ǇƽƱǇǊȊŜǿƻŘƴƛƪƻǿŜΣ 
termometry termoelektryczne, zjawisko termoelektryczne, zjawisko Peltiera, termoelementy, 
ƪƻƳǇŜƴǎŀŎƧŀ ǿǇƱȅǿǳ ȊƳƛŀƴ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŀΣ ǳƪƱŀŘ ǇƻƱŊŎȊŜƵ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘΣ 
optyczne metody pomiaru temperatury (pirometry, kamery termowizyjne). 

7. ¢ŜƴǎƻƳŜǘǊƛŀ ƻǇƻǊƻǿŀΥ ȊǿƛŊȊƪƛ ƳƛťŘȊȅ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀƳƛ ƛ ƴŀǇǊťȍŜƴƛŀƳƛΣ ǎǇƻǎƽō ƻƪǊŜǏƭŜƴƛŀ ƴŀǇǊťȍŜƵΣ 
ōǳŘƻǿŀ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊƽǿ ƻǇƻǊƻǿȅŎƘΣ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ƛ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊƽǿΣ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜ ǳƪƱŀŘȅ 
ǊƻȊŜǘƻǿŜΣ ǳƪƱŀŘȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜΣ ƪƻƳǇŜƴǎŀŎƧŀ ǿǇƱȅǿǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅΣ ǳƪƱŀŘȅ ŀǇŀǊŀǘǳǊȅ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜƧΣ 
ǇƻƳƛŀǊ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅŎƘ όǇƻƳƛŀǊ ǎƛƱȅΣ ǇƻƳƛŀǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΣ ǇƻƳƛŀǊ ƳƻƳŜƴǘǳ ƻōǊƻǘƻǿŜƎƻΣ 
pomiŀǊ ƴƛŜǿƛŜƭƪƛŎƘ ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŜƵΣ ǇƻƳƛŀǊ ǇǊťŘƪƻǏŎƛ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳύΦ 

8. Przetworniki piezokwarcowe - ǇƻƳƛŀǊȅ ŘǊƎŀƵΥ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƛ ǇƛŜȊƻƪǿŀǊŎƻǿŜΣ ȊƧŀǿƛǎƪƻ 
ǇƛŜȊƻŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜΣ ȊŀǎŀŘȅ ōǳŘƻǿȅ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ ǇƛŜȊƻŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘΣ ŎȊǳƧƴƛƪ ǇƛŜȊƻƪǿŀǊŎƻǿȅ ǿ 
ǳƪƱŀŘȊƛŜ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅƳΣ ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊŜ ƱŀŘǳƴƪǳΣ ǇƻƳƛŀǊȅ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƎŀƧŊŎŜƎƻΦ 

9. tƻƳƛŀǊȅ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ƻǇƛǎǳƧŊŎȅŎƘ ǊǳŎƘΦ /ȊǳƧƴƛƪƛ ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŜƵ ƭƛƴƛƻǿȅŎƘΥ ȊŜ ȊƳƛŀƴŊ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ 
ƻōǿƻŘƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘΣ ǳƭǘǊŀŘȋǿƛťƪƻǿŜΣ ƻǇǘƻŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜΦ /ȊǳƧƴƛƪƛ ǇǊȊȅǎǇƛŜǎȊŜƵ ƛ ǇǊťŘƪƻǏŎƛ ǿ 
ruchu liniowym i oōǊƻǘƻǿȅƳΦ /ȊǳƧƴƛƪƛ ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŜƵ ƪŊǘƻǿȅŎƘΦ 

10. tƻƳƛŀǊȅ ǎƛƱȅ ƛ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΦ ¢ŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜΣ ǇƛŜȊƻŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜΣ ƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴŜ ŎȊǳƧƴƛƪƛ ǎƛƱȅΦ aŜƳōǊŀƴƻǿŜ 
ŎȊǳƧƴƛƪƛ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

Laboratorium 

1. .ƭƻƪƛ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴŜ ƪŀǊǘ ŀƪǿƛȊȅŎƧƛ ǎȅƎƴŀƱƽǿΦ  
2. Pomiary temperatury. 
3. Tensometryczne ǳƪƱŀŘȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜΦ 
4. tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƳƛŀǊƽǿ ƎŜƻƳŜǘǊȅŎȊƴȅŎƘΦ 
5. tƻƳƛŀǊȅ ǎƛƱ ƛ ƳƻƳŜƴǘƽǿ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅŎƘΦ  
6. tƻƳƛŀǊȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΦ  
7. tƻƳƛŀǊ ǇǊťŘƪƻǏŎƛ ƭƛƴƛƻǿŜƧ ƛ ƻōǊƻǘƻǿŜƧΦ  
8. tƻƳƛŀǊȅ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ǇƻȊƛƻƳǳΦ 
9. tƻƳƛŀǊȅ ǇƽƱǇǊȊŜǿƻŘƴƛƪƻǿȅŎƘ ǊŜȊȅǎǘŀƴŎȅƧƴȅŎƘ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ƎŀȊǳΦ 
10. Pomiar drgŀƵ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅŎƘΦ  



11. tƻƳƛŀǊȅ ƴŀǘťȍŜƴƛŀ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ŎƛŜŎȊȅΦ  
12. tƻƳƛŀǊȅ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ Ǉƻƭŀ ƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴŜƎƻΦ 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajňĺ ï zalecane) 

1. aΦ DǊǳŎŀΣ WΦ DǊȊŜƭƪŀΣ aΦ tȅǊŎΣ {ǘΦ {ȊǿŀƧŀΣ ²Φ ¢ǳǘŀƪΣ αaƛŜǊƴƛŎǘǿƻ ƛ ǎȅǎǘŜƳȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜέΣ /ȊťǎǘƻŎƘƻǿŀΣ 
2008. 

2. ½ŀƪǊȊŜǿǎƪƛ WΦΥ /ȊǳƧƴƛƪƛ ƛ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƛ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜΦ tƻŘǊťŎȊƴƛƪ ǇǊƻōƭŜƳƻǿȅΦ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ tƻƭƛǘŜŎƘƴƛƪƛ 
|ƭŊǎƪƛŜƧΣ DƭƛǿƛŎŜΣ нллпΦ 

3. !Φ /ƘǿŀƭŜōŀΣ aΦ tƻƴƛƵǎƪƛΣ !Φ {ƛŜŘƭŜŎƪƛΥ αaŜǘǊƻƭƻƎƛŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŀέ ²b¢ ²ŀǊǎȊŀǿŀ нллоΦ 
4. [ƛǎƻǿǎƪƛ aΦΥ αtƻŘǎǘŀǿȅ ƳŜǘǊƻƭƻƎƛƛέΣ hŦƛŎȅƴŀ ²ȅŘŀǿƴƛŎȊŀ tƻƭƛǘŜŎƘƴƛƪƛ ²ǊƻŎƱŀǿǎƪƛŜƧΣ ²ǊƻŎƱŀǿ нлммΦ 
5. ¢ǳƳŀƵǎƪƛ {ΦΥ α¢ŜŎƘƴƛƪŀ tƻƳƛŀǊƻǿŀέΣ ²b¢Σ ²ŀǊǎȊŀǿŀ нллтΦ 
6. J. Czajewski: ĂPodstawy metrologii elektrycznejò Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 

Warszawa 2003. 

7. A. Marcyniuk: ĂPodstawy miernictwa elektrycznegoò Wydawnictwo Politechniki ślŃskiej. Gliwice 

2002. 

8. K. Suchocki: Sensory i przetworniki pomiarowe. LABORATORIUM, Wyd. Politechniki GdaŒskie. 
GdaŒsk 2016. 

9.  ²Φ bŀǿǊƻŎƪƛΥ αYƻƳǇǳǘŜǊƻǿŜ ǎȅǎǘŜƳȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜέ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ YƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ƛ _ŊŎȊƴƻǏŎƛΦ ²ŀǊǎȊŀǿŀ 
2002. 

Dane jakoŜciowe 

PrzyporzŃdkowanie zajňĺ/grupy zajňĺ do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Spos·b okreŜlenia liczby punkt·w ECTS 

Forma nakğadu pracy studenta 

(udziağ w zajňciach, aktywnoŜĺ, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

ObciŃŨenie studenta  

[w godz.] 

BezpoŜredni kontakt z nauczycielem: udziağ w zajňciach ï wykğad (30 h.) + laboratorium 

(30 h) + ĺwiczenia (é h) + inne (é h) + konsultacje z prowadzŃcym (4 h) + udziağ 

w egzaminie (..h) 

64 

Przygotowanie do laboratorium, zajňĺ, opracowanie sprawozdaŒ 12 

Przygotowanie do kolokwi·w  8 

Indywidualna praca wğasna studenta z literaturŃ, wykğadami itp. 2 

Inne  

Sumaryczne obciŃŨenie pracŃ studenta 86 

Liczba punkt·w ECTS 

Zajňcia wymagajŃce bezpoŜredniego udziağu nauczyciela akademickiego (64 h) 2,2 

Zajňcia o charakterze praktycznym (58h) 2,0 

ObjaŜnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji ĂLiczba punkt·w ECTSò suma punkt·w ECTS zajňĺ wymagajŃcych bezpoŜredniego udziağu 

nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi r·wnaĺ siň ğŃcznej liczbie punkt·w ECTS dla 

zajňĺ/ grupy zajňĺ. 

  



ZağŃcznik nr 9 do Uchwağy nr 13/2019 
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

SYLABUS ZAJŇĹ/GRUPY ZAJŇĹ 

Dane og·lne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny 

Kierunek studi·w 

 
Mechatronika 

Nazwa zajňĺ / grupy 

zajňĺ  
Podstawy automatyki 

Course / group of courses Basics of Automation 

Kod zajňĺ / grupy zajňĺ ME1_24 Kod Erasmusa 06.9 

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajňĺ1 obowiŃzkowe 

Rok studi·w II Semestr 4 

Forma prowadzenia zajňĺ2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 30 2 4 Egzamin 

Ĺ     

LO 30 1 4 zaliczenie z ocenŃ 

Koordynator  Prof. dr hab. inŨ. Stanisğaw Kuta 

ProwadzŃcy Nauczyciele akademiccy Zakğadu  Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

Jňzyk wykğadowy polski 

ObjaŜnienia: 

1 Rodzaj zajňĺ: obowiŃzkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajňĺ:W - wykğad, Ĺ - ĺwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S ï seminarium/ zajňcia seminaryjne, ĹP - ĺwiczenia 

praktyczne (w tym zajňcia wychowania fizycznego), ĹS - ĺwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO ï ĺwiczenia laboratoryjne, LI 

- laboratorium informatyczne, ZTI - zajňcia z technologii informacyjnych, P ï ĺwiczenia projektowe, ZT ï zajňcia terenowe, SK - 

samoksztağcenie (i inne), PR ï praktyka         

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstňpne 

Zakğada siň, Ũe przed rozpoczňciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie w zakresie 

analizy matematycznej, liniowych r·wnaŒ r·Ũniczkowych, algebry, a takŨe zna oprogramowanie MATLAB-

SIMULINK..;ZnajomoŜĺ zagadnieŒ zawartych w przedmiotach wprowadzajŃcych: Analiza matematyczna,  

Algebra liniowa z geometriŃ analitycznŃ, Przetwarzanie sygnağ·w, Komputerowe wspomaganie 

w mechatronice Podstawy elektrotechniki. 

Szczeg·ğowe efekty uczenia siň 

Lp. 
Student, kt·ry zaliczyğ zajňcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest got·w do: 

Kod efektu dla 

kierunku 

studi·w 

Spos·b weryfikacji  

efektu uczenia siň 

EPW1 

½ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀΥ ǎǘŀōƛƭƴƻǏŏΣ ǎǘŜǊƻǿŀƭƴƻǏŏ 
ƻōǎŜǊǿƻǿŀƭƴƻǏŏΣ ǿƛŜƭƻƳƛŀƴ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅŎȊƴȅ ƛ 
rozumie ich ǿȊŀƧŜƳƴŜ ȊǿƛŊȊƪƛ ǿ ǳƪƱŀŘŀŎƘ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ƛ 
ȊƱƻȍƻƴȅŎƘΣ ƻǇƛǎȅǿŀƴȅŎƘ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ǊƽǿƴŀƵ ǎǘŀƴǳ ƛ 
transmitancji 

ME1_W04 Egzamin 



EPW2 

aŀ ǿƛŜŘȊť ƻ ǿǇƱȅǿƛŜ ǊƻȊƪƱŀŘǳ ǇƛŜǊǿƛŀǎǘƪƽǿ 
wielomianu charakterystycznego na  przebieg 
ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ  ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ 
ǳƪƱŀŘƽǿ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛ ǿ stanach ustalonych i 
ǇǊȊŜƧǏŎƛƻǿȅŎƘΦ 

ME1_W04 Egzamin 

EPW3 
½ƴŀ ȊŀŘŀƴƛŀ ƛ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ǳƪƱŀŘƽǿ ŀǳǘƻƳŀǘȅƪƛ ƻǊŀȊ ƛŎƘ 
elementy funkcjonalne. 

ME1_W04 Egzamin 

EPW4 

½ƴŀ ǊƻŘȊŀƧŜ ƛ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊƽǿ όƭƛƴƛƻǿȅŎƘ 
inieliniowych), sposoby ich konstrukcji i realizacji 
όŎƛŊƎƱŜΣ ŘȅǎƪǊŜǘƴŜύ ƻǊŀȊ ƳŜǘƻŘȅ ŘƻōƻǊǳ ƛŎƘ 
ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿΦ 

ME1_W04 Egzamin 

EPU1 
Potrafi skonstruoǿŀŏ ƳƻŘŜƭ ƳŀǘŜƳŀǘȅŎȊƴȅ ǇǊƻǎǘȅŎƘ 
ǳƪƱŀŘƽǿ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘΦ 

ME1_U02 
ME1_U03 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU2 
Potrafi wyznacȊȅŏ ǿŀǊǳƴƪƛ ǎǘŀōƛƭƴƻǏŎƛ ǳƪƱŀŘƽǿ regulacji 
ŎƛŊƎƱȅŎƘ ƛ ŘȅǎƪǊŜǘƴȅŎƘ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ 
metod algebraicznych  i ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛƻǿȅŎƘΦ 

ME1_U02 
ME1_U03 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU3 
PƻǘǊŀŦƛ ƻƪǊŜǏƭƛŏ ȊŀŘŀƴƛŀ ǳƪƱŀŘǳ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛΣ ǿȅōǊŀŏ ƧŜƎƻ 
ǎǘǊǳƪǘǳǊť ƻǊŀȊ ǎƪƻƴǎǘǊǳƻǿŀŏ ƧŜƎƻ ƳƻŘŜƭ 
matematyczny. 

ME1_U02 
ME1_U03 
ME1_U07 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU4 
PƻǎƛŀŘŀ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ƻŎŜƴȅ ƧŀƪƻǏŎƛ ǳƪƱŀŘǳ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛΣ 
wyboru  rodzaju regulatora oraz strojenia jego 
ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿΦ 

ME1_U02 
ME1_U07 
ME1_U09 

Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPU5 
UƳƛŜ ƪƻƳǳƴƛƪƻǿŀŏ ǎƛť Ȋ ƻǘƻŎȊŜƴƛŜƳ Ȋ ǳȍȅŎƛŜƳ 
ǎǇŜŎƧŀƭƛǎǘȅŎȊƴŜƧ ǘŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛƛΣ ƻŎŜƴƛŀŏ ǊƽȍƴŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ 
ƛƴȍȅƴƛŜǊǎƪƛŜ ƛ Řȅǎƪǳǘƻǿŀŏ ƻ ƴƛŎƘ. 

ME1_U15 

Kolokwium zal. 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK1 
aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǇƻǘǊȊŜōȅ ǿȅōƻǊǳ najlepszych 
ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ǿ ǳƪƱŀŘŀŎƘ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀΦ 

ME1_K02 
ME1_K03 

Egzamin 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

EPK2 
aŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ roli i znaczenia automatyki we 
wszystkich dziedzinach ƴŀǳƪ ƛƴȍȅƴƛŜǊȅƧƴƻ - 
technicznych. 

ME1_K02 
ME1_K03 

Egzamin 
Kolokwia, sprawdziany, 
Sprawozdania z ŏǿƛŎȊŜƵ 
lab.  ς pytania przy ich 
obronie 

  



Stosowane metody osiŃgania zakğadanych efekt·w uczenia siň (metody dydaktyczne) 

Wykğad : Wykğad  konwencjonalny,wykğad z prezentacjŃ multimedialnŃ, konsultacje, dyskusja. 

Ĺwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ĺwiczeŒ laboratoryjnych,  konsultacje, dyskusja. 

Kryteria ocenyi weryfikacji efekt·w uczenia siň 

Weryfikacja efekt·w ksztağcenia prowadzona jest przez: 

81. Zaliczenia czŃstkowe zdobywane przez studenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi ustnych, 
kolokwi·w, kartk·wek, sprawozdaŒ z laboratori·w i innych rodzaj·w prac wykonywanych przez 

studenta). 

82. AktywnoŜĺ poparta wiedzŃ, dociekliwoŜciŃ i umiejňtnoŜciami. 

83. Przy wystawianiu ocen podsumowujŃcych brana jest pod uwagň obecnoŜĺ na zajňciach (wykğadach  i 

laboratoriach). 

84. Oceny formujŃce sŃ podstawŃ do tego, aby wystawiĺ studentowi ocenň podsumowujŃcŃ. 

Warunki zaliczenia 

Wykğad 

41. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego ustnie lub 

pisemnie, oraz  wymagana jest obecnoŜĺ na wykğadach. 

42. Dopuszczalne sŃ nieobecnoŜci na 30% godzin wykğadowych w semestrze, w tym 10% godzin  

nieusprawiedliwionych. KaŨde10 % nieusprawiedliwionych godzin nieobecnoŜci na wykğadowych 

w semestrze obniŨa ocenň z egzaminu o 0,2 stopnia. Sytuacje wyjŃtkowe bňdŃ rozpatrywane 

indywidualnie. 

Laboratorium 

20. Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ĺwiczeŒ laboratoryjnych, 

w ramach harmonogramu. W przypadku nieobecnoŜci, z jakiegokolwiek powodu, musi nastŃpiĺ 

odrobienie zalegğoŜci w ramach tej samej serii ĺwiczeŒ, w terminie ustalonym z prowadzŃcym 

ĺwiczenie laboratoryjne  przed lub w czasie pierwszych zajňĺ po okresie nieobecnoŜci. 

78. Podczas zajňĺ student wykonuje samodzielnie zadane przez prowadzŃcego ĺwiczenia i pod koniec 

zajňĺ jego praca jest oceniana. W trakcie zajňĺ prowadzŃcy moŨe przeprowadzaĺ kr·tkie sprawdziany 

(kartk·wki) zwiŃzane z bieŨŃcym materiağem oraz sprawdziĺ czy student wykazağ siň znajomoŜciŃ 

problematyki ĺwiczenia. Zar·wno praca na zajňciach, kartk·wki jak i znajomoŜĺ problematyki ĺwiczeŒ 

sŃ oceniane w skali 0·5 punkt·w. 

79. W czasie semestru przeprowadzane sŃ  dwa kolokwia sprawdzajŃce. Za kaŨde kolokwium moŨna 

otrzymaĺ od 0 do 40 punkt·w.Nieusprawiedliwiona nieobecnoŜĺ na kolokwium jest r·wnoznaczna 

z otrzymaniem zerowej liczby punkt·w z tego kolokwium. Student, kt·ry usprawiedliwi swojŃ 

nieobecnoŜĺ na kolokwium moŨe je pisaĺ w terminie p·Ŧniejszym, podanym przez prowadzŃcego.  

80. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywnoŜci (A) oraz bierzemy 

maksymalnŃ moŨliwŃ do uzyskania liczbň punkt·w za wszystkie aktywnoŜci (T). 

Liczymy: R = (A / T) x 100% 

81. ZaleŨnie od obliczonego R wyznaczamy ocenň koŒcowŃ z laboratorium : 

R > 91%                 bardzo dobry (5,0)  

R > 81% · 90%     plus dobry (4,5)  

R > 71% · 80%     dobry (4,0)  

R > 61% · 70%     plus dostateczny (3,5)  

R > 50% · 60%     dostateczny (3,0)  

R < 50%                niedostateczny (2,0)  

44. Oceny wyraŨone w skali procentowej sŃ przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nd) do 5,0 (bdb) zgodnie 

z zasadami okreŜlonymi w Ä30 ust. 1 Regulaminu Studi·w PWSZ w Tarnowie. 

45. Student, kt·ry nie uzyskağ wymaganej minimalnej liczby punkt·w potrzebnej do zaliczenia ĺwiczeŒ 
moŨe w czasie sesji dwukrotnie przystŃpiĺ do kolokwium poprawkowego pod warunkiem, Ũe ma nie 

wiňcej niŨ cztery nieusprawiedliwione nieobecnoŜci. Kolokwium poprawkowe obejmuje materiağ 

z cağego semestru. NieobecnoŜci na terminach poprawkowych moŨna usprawiedliwiaĺ wyğŃcznie do 

dw·ch tygodni od daty kolokwium poprawkowego, nie p·Ŧniej jednak niŨ przed kolejnym terminem 

poprawkowym. 

 












































































































































































































































































































































































































































































































